
 
 

東芝半導体製品総覧表 2010 年 1 月版 
 
 

トランジスタ 
 

バイポーラ小信号トランジスタ 
接合形 FET 

異種混載複合デバイス 
MOSFET 

バイポーラパワートランジスタ 
高周波バイポーラ小信号トランジスタ 

高周波小信号 FET 
高周波パワーMOSFET 

高周波バイポーラパワートランジスタ 
IGBT 

フォトトランジスタ (光センサ用) 
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バイポーラ小信号トランジスタ 
汎用トランジスタ (リードデバイス) 

パッケージ 
TO-92 (SC-43) 
 5.1 MAX 

12
.7 

MI
N 

4.7
 M

AX
 

 
(mm)

用  途 VCEO (V) 
Max 

IC (A) 
Max hFE VCE(sat) (V) 

Max 

NPN PNP 
50 0.15 70 to 700 0.25  2SC1815   
−50 −0.15 70 to 400 −0.3    2SA1015 
120 0.1 200 to 700 0.3  2SC2240   

汎用 

−120 −0.1 200 to 700 −0.3    2SA970 
50 0.15 70 to 700 0.25  2SC1815(L)   
−50 −0.15 70 to 400 −0.3    2SA1015(L) 

50 0.15 200 to 700 0.3  2SC732TM  ⎯ 

30 0.5 70 to 400 0.25  2SC1959   

低雑音 

−30 −0.5 70 to 240 −0.25    2SA562TM 
80 0.3 70 to 240 0.5  2SC1627   

オーディオドライバ 
−80 −0.3 70 to 240 −0.4    2SA817 
30 0.8 100 to 320 0.5  2SC2120   
−30 −0.8 100 to 320 −0.7    2SA950 
20 2 120 to 700 0.5  2SC3266   
−20 −2 120 to 400 −0.5    2SA1296 
10 2 140 to 600 0.5  2SC3279   
−10 −2 140 to 600 −0.5    2SA1300 

10 5 700 to 2000 0.25  2SC5853  ⎯ 

10 5 450 to 700 0.27  2SC5854  ⎯ 

10 5 450 to 700 0.3 ⎯  ⎯ 

大電流 

80 1.2 100 to 200 0.09  2SC6132  ⎯ 

ダーリントン 40 0.3 10000 min 1.3  2SC982TM  ⎯ 

ミューティング 20 0.3 200 to 1200 0.1  2SC2878  ⎯ 

300 0.1 30 to 150 0.5  2SC2551   
−300 −0.1 30 to 150 −0.5    2SA1091 
250 0.05 50 min 1.5  2SC3333   高耐圧 

−250 −0.05 50 min −1.5    2SA1320 

高速スイッチング 15 0.2 40 to 240 0.3  2SC752(G)TM  ⎯ 

高 hFE 50 0.15 600 to 3600 0.25  2SC3112  ⎯ 

• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。  
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汎用トランジスタ シングルタイプ 

   (面実装デバイス)  
CST3 fSM VESM ESM SSM 

 0.6 

1.
0  

 

 

1.
0 

0.6 

0.8
 

 

 

1.
2 

1.2 

0.
8 

 

 

1.6
 

1.6 

0.8
5  

 

 

1.6
 

1.6 

0.8
 

 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

分  類 
VCEO 
(V) 

Max 

IC 
(mA) 
Max 

NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP 
100 2SC6026CT 2SA2154CT 2SC6026  2SA2154          

50 
150 

 
 

    2SC6026MFV 2SA2154MFV 2SC4738F 
  2SA1832F 

  2SC4738
 

2SA1832
  

30 500               
汎 用 

50 500               
              

低雑音 120 100               
12 400 2SC5376CT 2SA1955CT    2SC5376FV 2SA1955FV 2SC5376F  2SA1955F  2SC5376 2SA1955  
12 500               
15 800               
25 800               
30 800               
10 2000               
20 2000               
20 1500               
20 2500               
30 3000               
50 1000               
50 1700               

大電流 

50 2500               
              
              
              ストロボ 10 

5000 
(3000) 

              
高耐圧 80 300               
高 hFE 50 150               

ミューティング 20 300               
高速 

スイッチング 
15 200               

高圧 
スイッチング 

200 50               

250 50               
高耐圧 

300 100               
ダーリントン 40 300               
• PNP タイプの−符号は省略しています。 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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           リードデバイス 
 USM UFM TSM S-MINI TO-92 

 

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 

 

2.
1 

2.0 

1.
7  

 

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

 

 

2.5
 

2.9 

1.5
 

 

 5.1 MAX 

12
.7 

MI
N 

4.7
 M

AX
 

 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
 NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP 

                  
 2SA1586  2SC2712  2SA1162   2SC4116 

TTC4116FU * TTA1586FU *       
TTC2712F * TTC1162F * 

2SC1815 
  2SA1015 

 
 2SC4118  2SA1588        2SC2859  2SA1182  2SC1959  2SA562TM 
           2SC3325  2SA1313     
 2SC4117  2SA1587        2SC2713  2SA1163  2SC2240  2SA970 
           2SC3324  2SA1312     
                  
 2SC5233  2SA1954        2SC5232  2SA1953     
             2SA1362     
           2SC3265  2SA1298     
           2SC4210  2SA1621  2SC2120  2SA950 
               2SC3279  2SA1300 
               2SC3266  2SA1296 
     2SC6133 * 2SA2214 *          
       2SA2215 *          
     2SC6134 *            
     2SC6135 *            
       2SA2195 *          
     2SC6100 *            
         (2SC5766)      2SC5853   
               2SC5471   
               2SC5854   
               2SC6067   
           2SC4209  2SA1620  2SC1627  2SA817 
 2SC4666          2SC3295    2SC3112   
 2SC4213          2SC3326    2SC2878   
 
 2SC4667          2SC3437    2SC752(G)TM   

 
           2SC3138  2SA1255     

               2SC3333  2SA1320 
           2SC4497  2SA1721  2SC2551  2SA1091 
           2SC2532    2SC982TM   

 *: 新製品 
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複合汎用トランジスタ 

                                       デュアルタイプ 
CST6 fS6 ESV USV SMV 

 1.0 

0.9
 

 

 

1.
0 

1.0 

0.8
 

 

 

 

1.
6 

1.6 

1.
2 

 

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

分  類 
VCEO 
(V) 

Max 

IC 
(mA) 
Max 

NPN + PNP NPN PNP NPN + PNP PNP + NPN NPN PNP NPN PNP PNP + NPN
          
(HN2B26CT) (HN1C26FS) (HN1A26FS)    2SA1873     

(▲18) ** (▲10) (▲7) (HN1B26FS) HN4B01JE 2SC4944 (▲1) 2SC4207 2SA1618  
 (HN2C26FS) (HN2A26FS) (▲9) (▲6) (▲2) HN4A56JU (▲2) (▲1)  

 (▲12) (▲11)    (▲4)    

50 
150 

(100) 

          
 HN4B04J  

30 500          
(▲3) *  

  

汎 用 

50 500            

 HN4C06J HN4A06J  
 (▲2) (▲1) HN4B06J 
 HN4C51J HN4A51J (▲3)

低雑音 120 100 

 

      

(▲5) (▲4)  

 

 HN4C05JU 
12 400      

(▲2)
     

12 500            
  

15 800            

 HN4C08J HN4A08J 
25 800        

(▲2) (▲1)
  

30 800            
10 2000            

大電流 

20 2000            
           
           ストロボ 10 5000 
           

高耐圧 80 300            
高 hFE 50 150            

 ミュー 
ティング 

20 300            

 高速 
スイッチング 

15 200            

高圧 
スイッチング 

200 50 
           

250 50            
高耐圧 

300 100            
ダーリントン 40 300            
• PNP タイプの−符号は省略しています。 
• (  ) 内品種は特性が若干異なります。 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
 

内部接続 (イメージ図) 
端子数 ▲1 ▲2 ▲3 ▲4 ▲5 ▲6 

5 ピン 

 

Q1 Q2 

 

 

Q1 Q2 

 

 

Q1 Q2 

 

Q1 Q2 

 

Q1 Q2 

 

 

Q1 Q2 

▲7 ▲8 ▲9 ▲10 ▲11 ▲12 

6 ピン 

 

Q1 Q2 

 

 

Q1 Q2 

 

 

Q1 Q2 

 

Q1 Q2 

 

Q1 Q2 

 

 

Q1 Q2 

▲13 ▲14 ▲15 ▲16 ▲17 ▲18 

6 ピン 

 
Q1 

Q2 

 

 

Q2 
Q1 

 

 
Q1 

Q2 

 
Q1 

Q2 

 

Q2 
Q1 

 

 

Q1 Q2 
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 ES6 US6 SM6 

 

 

1.
6 

1.6 

1.
2  

 

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

 
 (mm) (mm) (mm)
 NPN PNP PNP + NPN NPN PNP PNP + NPN NPN PNP PNP + NPN

HN1C01FE   HN1C01FU  HN1B01FU    
(▲10) HN1A01FE  (▲10) HN1A01FU (▲8)  HN1A01F HN1B01F 

HN2C01FE (▲7) HN1B04FE HN2C01FU (▲7) HN1B04FU HN1C01F (▲7) (▲8)
(▲12) HN2A01FE (▲9) (▲12) HN2A01FU (▲9) (▲10) HN3A56F HN3B01F 

HN3C67FE (▲11)  HN3C56FU (▲11) HN3B02FU  (▲16) (▲13)

 

(▲17)   (▲15)  (▲14)    
   HN1B04F 

         
(▲8)

   HN1C07F HN1A07F 
       

(▲10) (▲7)
 

     
   HN3C51F HN3A51F 
   (▲15) (▲16)

 

   

   

  

 

HN1C05FE    
 

(▲10)         

          
   HN1A02F 

        
(▲7)

 

    
          

          
          
          
          
          
          
          
          

   HN1C03FU HN1C03F  
    (▲10) 

  
(▲10)

  

   HN3C61FU  
    (▲15) 

     

 
 

         

          
          
          

 *: 新製品 
 **: 開発中 
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抵抗内蔵型トランジスタ (BRT)  (汎用タイプ  シングル品  一覧表) 

VCEO(V) 20 50 定

格 IC(mA) 50 100 

fSM CST3 CST6 CST3 VESM 

内部抵抗 
(kΩ) 

 

1.
0 

0.6 

0.8
 

 

(mm) 

0.6 

1.0
 

  (mm) 

1.0 

0.
9 

  (mm)

0.6 

1.0
 

   (mm) 

 

1.
2 

1.2 

0.
8 

    (mm)

R1 R2 NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN + PNP NPN PNP NPN PNP 
4.7 4.7 RN1101FS RN2101FS RN1101CT RN2101CT RN1961CT RN2961CT  RN1101ACT RN2101ACT RN1101MFV RN2101MFV  
10 10 RN1102FS RN2102FS RN1102CT RN2102CT RN1962CT RN2962CT  RN1102ACT RN2102ACT RN1102MFV RN2102MFV  
22 22 RN1103FS RN2103FS RN1103CT RN2103CT RN1963CT RN2963CT  RN1103ACT RN2103ACT RN1103MFV RN2103MFV  
47 47 RN1104FS RN2104FS RN1104CT RN2104CT RN1964CT RN2964CT  RN1104ACT RN2104ACT RN1104MFV RN2104MFV  
2.2 47 RN1105FS RN2105FS RN1105CT RN2105CT RN1965CT RN2965CT  RN1105ACT RN2105ACT RN1105MFV RN2105MFV  
4.7 47 RN1106FS RN2106FS RN1106CT RN2106CT RN1966CT RN2966CT RN49P2ACT RN1106ACT RN2106ACT RN1106MFV RN2106MFV  
10 47 RN1107FS RN2107FS RN1107CT RN2107CT RN1967CT RN2967CT  RN1107ACT RN2107ACT RN1107MFV RN2107MFV  
22 47 RN1108FS RN2108FS RN1108CT RN2108CT RN1968CT RN2968CT  RN1108ACT RN2108ACT RN1108MFV RN2108MFV  
47 22 RN1109FS RN2109FS RN1109CT RN2109CT RN1969CT RN2969CT  RN1109ACT RN2109ACT RN1109MFV RN2109MFV  
4.7 ∞ RN1110FS RN2110FS RN1110CT RN2110CT RN1970CT RN2970CT  RN1110ACT RN2110ACT RN1110MFV RN2110MFV  
10 ∞ RN1111FS RN2111FS RN1111CT RN2111CT RN1971CT RN2971CT  RN1111ACT RN2111ACT RN1111MFV RN2111MFV  
22 ∞ RN1112FS RN2112FS RN1112CT RN2112CT RN1972CT RN2972CT  RN1112ACT RN2112ACT RN1112MFV RN2112MFV  
47 ∞ RN1113FS RN2113FS RN1113CT RN2113CT RN1973CT RN2973CT  RN1113ACT RN2113ACT RN1113MFV RN2113MFV  
1 10          RN1114MFV RN2114MFV  

2.2 10          RN1115MFV RN2115MFV  
4.7 10          RN1116MFV RN2116MFV  
10 4.7          RN1117MFV RN2117MFV  
47 10          RN1118MFV RN2118MFV  
1 ⎯          RN1119MFV RN2119MFV  

100 100          RN1130MFV RN2130MFV  
100 ∞          RN1131MFV RN2131MFV  
200 ∞          RN1132MFV RN2132MFV  

• PNP タイプの−符号は省略しています。 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(ハイカレントタイプ/ミューティングスイッチタイプ  シングル品  一覧表) 

 High Current Muting 

VCEO(V) 12 50 20 定

格 IC(mA) 500 800 300 

USM S-MINI S-MINI 

内部抵抗 
(kΩ) 

 

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 (mm)  

 

2.5
 

2.9 

1.5
 

 (mm)  

 

2.5
 

2.9 

1.5
 

 (mm)
R1 R2 NPN PNP NPN PNP NPN 
1 1 RN1321A RN2321A RN1421 RN2421  

2.2 2.2 RN1322A RN2322A RN1422 RN2422  
4.7 4.7 RN1323A RN2323A RN1423 RN2423  
10 10 RN1324A RN2324A RN1424 RN2424  

0.47 10 RN1325A RN2325A RN1425 RN2425  
1 10 RN1326A RN2326A RN1426 RN2426  

2.2 10 RN1327A RN2327A RN1427 RN2427  
5.6 ∞     RN1441 
10 ∞     RN1442 
22 ∞     RN1443 
2.2 ∞     RN1444 

• PNP タイプの−符号は省略しています。  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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 50 

 100 

 ESM SSM USM S-MINI TO-92 

 

 

1.
6 

1.6 

0.8
5  

 (mm) 

 
1.

6 
1.6 

0.
8  

 (mm)

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

(mm)

 

2.5
 

2.9 

1.5
 

(mm)

 5.1 MAX 

12
.7 

MI
N 

4.7
 M

AX
 

 (mm)
 NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP 

 RN1101F RN2101F RN1101 RN2101 RN1301 RN2301 RN1401 RN2401 RN1001 RN2001 
 RN1102F RN2102F RN1102 RN2102 RN1302 RN2302 RN1402 RN2402 RN1002 RN2002 
 RN1103F RN2103F RN1103 RN2103 RN1303 RN2303 RN1403 RN2403 RN1003 RN2003 
 RN1104F RN2104F RN1104 RN2104 RN1304 RN2304 RN1404 RN2404 RN1004 RN2004 
 RN1105F RN2105F RN1105 RN2105 RN1305 RN2305 RN1405 RN2405 RN1005 RN2005 
 RN1106F RN2106F RN1106 RN2106 RN1306 RN2306 RN1406 RN2406 RN1006 RN2006 
 RN1107F RN2107F RN1107 RN2107 RN1307 RN2307 RN1407 RN2407 RN1007 RN2007 
 RN1108F RN2108F RN1108 RN2108 RN1308 RN2308 RN1408 RN2408 RN1008 RN2008 
 RN1109F RN2109F RN1109 RN2109 RN1309 RN2309 RN1409 RN2409 RN1009 RN2009 
 RN1110F RN2110F RN1110 RN2110 RN1310 RN2310 RN1410 RN2410 RN1010 RN2010 
 RN1111F RN2111F RN1111 RN2111 RN1311 RN2311 RN1411 RN2411 RN1011 RN2011 
 RN1112F RN2112F RN1112 RN2112 RN1312 RN2312 RN1412 RN2412   
 RN1113F RN2113F RN1113 RN2113 RN1313 RN2313 RN1413 RN2413   
 RN1114F RN2114F RN1114 RN2114 RN1314 RN2314 RN1414 RN2414   
 RN1115F RN2115F RN1115 RN2115 RN1315 RN2315 RN1415 RN2415   
 RN1116F RN2116F RN1116 RN2116 RN1316 RN2316 RN1416 RN2416   
 RN1117F RN2117F RN1117 RN2117 RN1317 RN2317 RN1417 RN2417   
 RN1118F RN2118F RN1118 RN2118 RN1318 RN2318 RN1418 RN2418   
           
 RN1130F RN2130F         
 RN1131F RN2131F         
 RN1132F RN2132F         
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複合抵抗内蔵型トランジスタ (BRT)  (汎用タイプ  デュアル品 (5 ピン) ) 

絶対最大定格 内蔵抵抗 ESV USV 
VCEO IC Q1 Q2 

      
      
      
       

 

1.6
 

1.6 

1.2
 

 (mm)  

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 (mm)

      NPN x 2 PNP x 2 NPN + PNP NPN x 2 PNP x 2 NPN + PNP 
      
      
      
   (kΩ)  (kΩ) 
  R1 R2 R1 R2 

 
Q1 Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 

 
Q1 Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 

 

R2 
R2 

R1 

R1 

Q1 
Q2 

 

 
Q1 Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 

 
Q1 Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 

 

R2 
R2 

R1 

R1 

Q1 
Q2 

 

用途 

(V) (mA)     (エミッタコモン) (エミッタコモン) コレクタベース接続 (エミッタコモン) (エミッタコモン) コレクタベース接続

4.7 4.7 4.7 4.7 RN1701JE RN2701JE    RN1701 RN2701   
10 10 10 10 RN1702JE RN2702JE  RN47A3JE  RN1702 RN2702 RN47A3  
22 22 22 22 RN1703JE RN2703JE  RN47A2JE  RN1703 RN2703 RN47A2  
47 47 47 47 RN1704JE RN2704JE    RN1704 RN2704   
2.2 47 2.2 47 RN1705JE RN2705JE    RN1705 RN2705   
4.7 47 4.7 47 RN1706JE RN2706JE    RN1706 RN2706   
10 47 10 47 RN1707JE RN2707JE    RN1707 RN2707   
22 47 22 47 RN1708JE RN2708JE    RN1708 RN2708   
47 22 47 22 RN1709JE RN2709JE    RN1709 RN2709   
4.7 ⎯ 4.7 ⎯ RN1710JE RN2710JE  RN47A1JE  RN1710 RN2710 RN47A1  
10 ⎯ 10 ⎯ RN1711JE RN2711JE    RN1711 RN2711   
22 ⎯ 22 ⎯  RN2712JE        
47 ⎯ 47 ⎯  RN2713JE        
1 10 1 10       RN2714   

2.2 10 2.2 10          
4.7 10 4.7 10          
10 4.7 10 4.7          
47 10 47 10          
47 47 10 47    RN47A4JE    RN47A4  
47 47 4.7 10    RN47A5JE    RN47A5  
100 100 100 100        RN47A6  

50 100 

10 10 47 10        RN47A7  
Q1: 50 Q1: 100  

Q2: 12 
Q2: 100 
(Lowsat) 

10 10 4.7 10    RN47A7JE      

Q1: 50 Q1: 100  

汎用 

Q2: 30 
Q2: 100 
(高 hFE) 

10 10 10 47    RN47A8JE      

ミューティング 20 300 2.2 ⎯ 2.2 ⎯          
• PNP タイプの−符号は省略しています。 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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 SMV 
 
 
 
 
  

 
2.8

 

2.9 

1.6
 

 

 (mm) 
 NPN x 2 PNP x 2 NPN + PNP 
 
 
 
 
 

 
Q1 Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 

 
Q1 Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 

 

R2 
R2 

R1 

R1 

Q1 
Q2 

 
 (エミッタコモン) (エミッタコモン) コレクタベース接続 

 RN1501 RN2501  
 RN1502 RN2502  
 RN1503 RN2503  
 RN1504 RN2504  
 RN1505 RN2505  
 RN1506 RN2506  
 RN1507 RN2507  
 RN1508 RN2508  
 RN1509 RN2509  
 RN1510 RN2510  
 RN1511 RN2511  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 

   

 
 
 

   

 RN1544   
 内部接続図はイメージです。 
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(汎用タイプ  デュアル品 (6 ピン) ) 

      fS6 
      
      
      
      
      
      

 

1.
0 

1.0 

0.8
 

 

絶対 
最大定格 内蔵抵抗 NPN PNP PNP + NPN 絶対 

最大定格
内蔵抵抗 NPN x 2 PNP x 2 

VCEO IC Q1 Q2 VCEO IC Q1 Q2 
            
   (kΩ)  (kΩ)    (kΩ)  (kΩ) 
  R1 R2 R1 R2   R1 R2 R1 R2 

用途 

(V) (mA)     

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 

Q2 Q1 
R2 

R2 

R1 

R1 

 (V) (mA)     

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

4.7 4.7 4.7 4.7  RN1901AFS   RN2901AFS   RN4981AFS  4.7 4.7 4.7 4.7  RN1961FS   RN2961FS   
10 10 10 10  RN1902AFS   RN2902AFS   RN4982AFS  10 10 10 10  RN1962FS   RN2962FS   
22 22 22 22  RN1903AFS   RN2903AFS   RN4983AFS  22 22 22 22  RN1963FS   RN2963FS   
47 47 47 47  RN1904AFS   RN2904AFS   RN4984AFS  47 47 47 47  RN1964FS   RN2964FS   
2.2 47 2.2 47  RN1905AFS   RN2905AFS   RN4985AFS  2.2 47 2.2 47  RN1965FS   RN2965FS   
4.7 47 4.7 47  RN1906AFS   RN2906AFS   RN4986AFS  4.7 47 4.7 47  RN1966FS   RN2966FS   
10 47 10 47  RN1907AFS   RN2907AFS   RN4987AFS  10 47 10 47  RN1967FS   RN2967FS   
22 47 22 47  RN1908AFS   RN2908AFS   RN4988AFS  22 47 22 47  RN1968FS   RN2968FS   
47 22 47 22  RN1909AFS   RN2909AFS   RN4989AFS  47 22 47 22  RN1969FS   RN2969FS   
4.7 ⎯ 4.7 ⎯  RN1910AFS   RN2910AFS   RN4990AFS  4.7 ⎯ 4.7 ⎯  RN1970FS   RN2970FS   
10 ⎯ 10 ⎯  RN1911AFS   RN2911AFS   RN4991AFS  10 ⎯ 10 ⎯  RN1971FS   RN2971FS   
22 ⎯ 22 ⎯  RN1912AFS   RN2912AFS   RN4992AFS  22 ⎯ 22 ⎯  RN1972FS   RN2972FS   
47 ⎯ 47 ⎯  RN1913AFS   RN2913AFS   RN4993AFS  47 ⎯ 47 ⎯  RN1973FS   RN2973FS   
1 10 1 10       1 10 1 10      

2.2 10 2.2 10       2.2 10 2.2 10      
4.7 10 4.7 10       4.7 10 4.7 10      
10 4.7 10 4.7       10 4.7 10 4.7      
47 10 47 10       47 10 47 10      
2.2 47 22 47       2.2 47 22 47      
2.2 47 47 47       2.2 47 47 47      
22 22 10 10       22 22 10 10      
10 10 10 ⎯       10 10 10 ⎯      

汎用 50 80 

47 47 4.7 47       

20 50 

47 47 4.7 47      
4.7 ⎯ 4.7 ⎯       4.7 ⎯ 4.7 ⎯      
10 ⎯ 10 ⎯       10 ⎯ 10 ⎯      汎用 

(Hiβ) 
40 

(−30) 
100 

22 ⎯ 22 ⎯       

40 
(−30)

100
22 ⎯ 22 ⎯      

Power SW 
50 

(−12) 
100 

(−500) 
10 47 2.0 10       50 

(−12)
100

(−500)
10 47 2.0 10      

• PNP タイプの−符号は省略しています。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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(mm) 

 

 
 NPN x 2 PNP x 2 NPN + PNP NPN + PNP NPN + PNP NPN + PNP 絶対 

最大定格
内蔵抵抗 NPN + PNP 

 VCEO IC Q1 Q2 
       
    (kΩ)  (kΩ) 
   R1 R2 R1 R2 
 

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 

Q1 Q2 
R2 

R2 
R1 

R1 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

 

 
Q1 

Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 

R2 

R1 
Q2 

R2 R1 

Q1 

(V) (mA)     

 
Q1 

Q2 

R2 R2 
R1 R1 

 
 RN1901FS  RN2901FS  RN4981FS      4.7 4.7 4.7 4.7   
 RN1902FS  RN2902FS  RN4982FS      10 10 10 10   
 RN1903FS  RN2903FS  RN4983FS      22 22 22 22   
 RN1904FS  RN2904FS  RN4984FS    RN49J2FS RN49J7FS 47 47 47 47 RN49J2AFS  
 RN1905FS  RN2905FS  RN4985FS      2.2 47 2.2 47   
 RN1906FS  RN2906FS  RN4986FS      4.7 47 4.7 47   
 RN1907FS  RN2907FS  RN4987FS      10 47 10 47   
 RN1908FS  RN2908FS  RN4988FS      22 47 22 47   
 RN1909FS  RN2909FS  RN4989FS      47 22 47 22   
 RN1910FS  RN2910FS  RN4990FS      4.7 ⎯ 4.7 ⎯   
 RN1911FS  RN2911FS  RN4991FS      10 ⎯ 10 ⎯   
 RN1912FS  RN2912FS  RN4992FS      22 ⎯ 22 ⎯   
 RN1913FS  RN2913FS  RN4993FS      47 ⎯ 47 ⎯   
           1 10 1 10   
           2.2 10 2.2 10   
           4.7 10 4.7 10   
           10 4.7 10 4.7   
           47 10 47 10   
           2.2 47 22 47   
           2.2 47 47 47   
           22 22 10 10   
       RN49P1FS    10 10 10 ⎯   
     RN49A6FS      

50 50 

47 47 4.7 47   
           4.7 ⎯ 4.7 ⎯   
           10 ⎯ 10 ⎯   
           

40 
(−30)

100
22 ⎯ 22 ⎯   

 
           50 

(−12)
100

(−500)
10 47 2.0 10   

 内部接続図はイメージです。 
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(汎用タイプ  デュアル品 (6 ピン) ) (つづき) 

絶対 
最大定格 内蔵抵抗 ES6 

VCEO IC Q1 Q2 
      
      
      
      
      

 

 

1.
6 

1.6 

1.
2 

 (mm) 

      NPN x 2 PNP x 2 NPN x 2 PNP x 2 PNP + NPN NPN + PNP NPN + PNP 
      
      
   (kΩ)  (kΩ)
  R1 R2 R1 R2 

用途 

(V) (mA)     

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 
Q1 Q2 

R2 

R2 
R1 

R1 

 

 

Q1 Q2 
R2 

R2 
R1 

R1 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

 
4.7 4.7 4.7 4.7 RN1901FE RN2901FE RN1961FE RN2961FE RN4901FE RN4981FE  
10 10 10 10 RN1902FE RN2902FE RN1962FE RN2962FE RN4902FE RN4982FE RN4962FE 
22 22 22 22 RN1903FE RN2903FE RN1963FE RN2963FE RN4903FE RN4983FE  
47 47 47 47 RN1904FE RN2904FE RN1964FE RN2964FE RN4904FE RN4984FE  
2.2 47 2.2 47 RN1905FE RN2905FE RN1965FE RN2965FE RN4905FE RN4985FE  
4.7 47 4.7 47 RN1906FE RN2906FE RN1966FE RN2966FE RN4906FE RN4986FE  
10 47 10 47 RN1907FE RN2907FE RN1967FE RN2967FE RN4907FE RN4987FE  
22 47 22 47 RN1908FE RN2908FE RN1968FE RN2968FE RN4908FE RN4988FE  
47 22 47 22 RN1909FE RN2909FE RN1969FE RN2969FE RN4909FE RN4989FE  
4.7 ⎯ 4.7 ⎯ RN1910FE RN2910FE RN1970FE RN2970FE RN4910FE RN4990FE  
10 ⎯ 10 ⎯ RN1911FE RN2911FE RN1971FE RN2971FE RN4911FE RN4991FE  
22 ⎯ 22 ⎯        
47 ⎯ 47 ⎯        
1 10 1 10        

2.2 10 2.2 10        
4.7 10 4.7 10        
10 4.7 10 4.7        
47 10 47 10        
2.2 47 22 47     RN49A1FE   
2.2 47 47 47        
22 22 10 10        

汎用 50 100 

10 10 10 ⎯        
4.7 ⎯ 4.7 ⎯   RN1970HFE RN2970HFE  RN4990HFE  
10 ⎯ 10 ⎯   RN1971HFE RN2971HFE  RN4991HFE  汎用 

(Hiβ) 
40 

(−30) 
100 

22 ⎯ 22 ⎯   RN1972HFE RN2972HFE  RN4992HFE  

Power SW 
50 

(−12) 
100 

(−500) 
10 47 2.0 10        

• PNP タイプの−符号は省略しています。 内部接続図はイメージです。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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絶対 
最大定格 内蔵抵抗 US6 

VCEO IC Q1 Q2 
      
      
      
      
      

 

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 (mm) 

      NPN x 2 PNP x 2 NPN x 2 PNP x 2 PNP + NPN NPN + PNP 
      
      
   (kΩ)  (kΩ)
  R1 R2 R1 R2 

用途 

(V) (mA)     

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

 

Q1 Q2 
R2 

R2 
R1 

R1 

 

 

Q1 Q2 
R2 

R2 
R1 

R1 

 

4.7 4.7 4.7 4.7 RN1901 RN2901 RN1961 RN2961 RN4901 RN4981 
10 10 10 10 RN1902 RN2902 RN1962 RN2962 RN4902 RN4982 
22 22 22 22 RN1903 RN2903 RN1963 RN2963 RN4903 RN4983 
47 47 47 47 RN1904 RN2904 RN1964 RN2964 RN4904 RN4984 
2.2 47 2.2 47 RN1905 RN2905 RN1965 RN2965 RN4905 RN4985 
4.7 47 4.7 47 RN1906 RN2906 RN1966 RN2966 RN4906 RN4986 
10 47 10 47 RN1907 RN2907 RN1967 RN2967 RN4907 RN4987 
22 47 22 47 RN1908 RN2908 RN1968 RN2968 RN4908 RN4988 
47 22 47 22 RN1909 RN2909 RN1969 RN2969 RN4909 RN4989 
4.7 ⎯ 4.7 ⎯ RN1910 RN2910 RN1970 RN2970 RN4910 RN4990 
10 ⎯ 10 ⎯ RN1911 RN2911 RN1971 RN2971 RN4911 RN4991 
22 ⎯ 22 ⎯       
47 ⎯ 47 ⎯   RN1973    
1 10 1 10       

2.2 10 2.2 10    RN2975   
4.7 10 4.7 10       
10 4.7 10 4.7       
47 10 47 10       
2.2 47 22 47     RN49A1  
2.2 47 47 47     RN49A2  
22 22 10 10       

汎用 50 100 

10 10 10 ⎯       
4.7 ⎯ 4.7 ⎯       
10 ⎯ 10 ⎯       汎用 

(Hiβ) 
40 

(−30) 
100 

22 ⎯ 22 ⎯       

Power SW 
50 

(−12) 
100 

(−500) 
10 47 2.0 10      RN49A5 

• PNP タイプの−符号は省略しています。 内部接続図はイメージです。 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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(汎用タイプ  デュアル品 (6 ピン) ) (つづき) 

絶対 
最大定格 内蔵抵抗 SM6 

VCEO IC Q1 Q2 
      
      
      
      
       

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

 (mm) 

      NPN x 2 PNP x 2 NPN x 2 PNP + NPN 
      
      
   (kΩ)  (kΩ)
  R1 R2 R1 R2 

用途 

(V) (mA)     

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 

Q1 
Q2 

R2 

R2 

R1 

R1 

 

 
Q1 Q2 

R2 R2 

R1 

R1 

 

Q1 Q2 
R2 

R2 
R1 

R1 

 
4.7 4.7 4.7 4.7 RN1601 RN2601  RN4601 
10 10 10 10 RN1602 RN2602  RN4602 
22 22 22 22 RN1603 RN2603  RN4603 
47 47 47 47 RN1604 RN2604  RN4604 
2.2 47 2.2 47 RN1605 RN2605  RN4605 
4.7 47 4.7 47 RN1606 RN2606  RN4606 
10 47 10 47 RN1607 RN2607  RN4607 
22 47 22 47 RN1608 RN2608  RN4608 
47 22 47 22 RN1609 RN2609  RN4609 
4.7 ⎯ 4.7 ⎯ RN1610 RN2610  RN4610 
10 ⎯ 10 ⎯ RN1611 RN2611  RN4611 
22 ⎯ 22 ⎯    RN4612 
47 ⎯ 47 ⎯   RN1673  
1 10 1 10     

2.2 10 2.2 10     
4.7 10 4.7 10     
10 4.7 10 4.7     
47 10 47 10     
2.2 47 22 47     
2.2 47 47 47     
22 22 10 10    RN46A1 

汎用 50 100 

10 10 10 ⎯     
4.7 ⎯ 4.7 ⎯     
10 ⎯ 10 ⎯     汎用 

(Hiβ) 
40 

(−30) 
100 

22 ⎯ 22 ⎯     

Power SW 
50 

(−12) 
100 

(−500) 
10 47 2.0 10     

• PNP タイプの−符号は省略しています。 内部接続図はイメージです。 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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接合形 FET 
接合形 FET  (リードデバイス (J-FETs) ) 

パッケージ 
TO-92 (SC-43) 

 

 5.1 MAX

12
.7 

MI
N 

4.
7 M

AX
 

 (mm) 

用  途 VGDS (V) 
Max 

IG (mA) 
Max IDSS (mA) ⎪Yfs⎪(mS) 

Min 

Nch Pch 
−50 10 1.2 to 14 1.5  2SK246  
50 −10 −1.2 to −14 1   2SJ103 

−50 10 1.2 to 14 4  2SK117 ⎯ 

−50 10 1.2 to 14 5  2SK362 ⎯ 

−40 10 5 to 30 25  2SK363 ⎯ 

汎用 

−40 10 2.6 to 20 12  2SK364  

−50 10 0.3 to 6.5 1.2  2SK30ATM ⎯ 

−40 10 2.6 to 20 ⎯  2SK170  低雑音 

−40 10 2.6 to 20 25  2SK369 ⎯ 

• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(面実装デバイス (J-FETs) ) 

パッケージ 
S-MINI (SC-59) USM (SC-70) 

 

 

2.5
 

2.9 

1.5
 

 (mm)  

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 
 (mm)

用  途 VGDS (V) 
Max 

IG (mA) 
Max IDSS (mA) ⎪Yfs⎪(mS) 

Min 

Nch Pch Nch Pch 
−50 10 0.3 to 6.5 1.2  2SK208   2SK879  
50 −10 −1.2 to −14 1   2SJ106   2SJ144 

汎用 
−50 10 1.2 to 14 4  2SK209 ⎯  2SK880 ⎯ 

• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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(面実装デバイス (J-FETs) ) (コンデンサマイク用 FET) 

パッケージ 
VESM TESM3 VESM2 CST3 

特  性 VGDS (V) 
Max 

IG (mA) 
Max 

IDSS Rank 
(µA) 

⎪Yfs⎪(mS) 
Min 

Ciss (pF)
Typ. 

 1.2 

0.8
 

1.2
 

0.5

(mm)

 1.4 

0.8
 

1.2
 

0.395 

 
(mm) 

 1.2 

0.8
 

1.2
 

0.3 (max) 

 
(mm) 

 

0.38

0.6 

1.0
 

0.35

(mm)

A = 80 to 200 
高ゲイン  
低歪み 
低ノイズ 
低入力容量 

−20 10 
B = 170 to 300 

0.55 3.6  2SK3582MFV   2SK3582TK   2SK3582TV   2SK3582CT  

A = 140 to 240 高ゲイン 
低歪み 
低入力容量 

−20 10 
B = 210 to 350 

0.9 3.5  2SK3857MFV   2SK3857TK   2SK3857TV   2SK3857CT  

A = 140 to 240 
AK = 100 to 250 
B = 210 to 350 

BK = 210 to 400 

高ゲイン 
低入力容量 

−20 10 

C = 320 to 500 

1.35 4.0  2SK4059MFV   2SK4059TK   2SK4059TV   2SK4059CT  

A = 140 to 240 低ノイズ 
低入力容量 

−20 10 
B = 210 to 350 

0.9 1.8  TTK101MFV *  TTK101TK * ⎯  ⎯  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 

 
 
複合接合形 FET  (面実装デバイス (J-FETs) ) 

パッケージ 
SMV USV 

 

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

 (mm)  

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 (mm) 

用  途 VGDS (V) IG (mA) IDSS (mA) ⎪Yfs⎪(mS)
Min 

Nch x 2 Pch x 2 Nch x 2 Pch x 2 

内部接続 
(イメージ図) 

汎用 −50 10 1.2 to 14 4 2SK2145 ⎯ 2SK3320 ⎯ 

 

Q2 Q1 

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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異種混載複合デバイス 
異種混載複合デバイス  (5 端子パッケージ (UFV, SMV), 6 端子パッケージ (ES6, US6, SM6) ラインアップ) 

品    番 定  格 
ES6 パッケージ 
 

1.6
 

1.6 

1.2
 

 

 

UFV パッケージ 
 

2.1
 

2.0 

1.7
 

 

US6 パッケージ

 

2.1
 

2.0 

1.
25

 

 

SMV パッケージ

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

SM6 パッケージ

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

内部接続 
(イメージ図) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

構成 
デバイス 耐圧 

(V) 
電流 
(mA) 

特  長 

Q1 2SA1955 VCEO −12 IC −400
PNP 低飽和電圧, 
電源 SW に最適 

⎯ ⎯ HN7G01FU ⎯ ⎯ 
Q2 2SK1829 VDS 20 ID 50

2.5 V 駆動 
(Vth = 1.5 V max),  
Ron = 20 Ω typ. 

Q1 2SA1955 VCEO −12 IC −400
PNP 低飽和電圧, 
電源 SW に最適 

HN7G01FE ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
Q2 SSM3K03FE VDS 20 ID 50

2.5 V 駆動 
(Vth = 1.3 V max),  
Ron = 4 Ω typ. 

Q1 2SA1955 VCEO −12 IC −400
PNP 低飽和電圧, 
電源 SW に最適 

PNP + Nch 

 

Q1 Q2 

 

⎯ ⎯ HN7G03FU ⎯ ⎯ 
Q2 SSM3K04FU VDS 20 ID 100

RGS = 1 MΩ内蔵 
2.5V 駆動 
(Vth = 1.3 V max), 
Ron = 4 Ω typ. 

Q1 RN2310 VCEO −50 IC −100
PNP 抵抗内蔵型, 
R = 4.7 kΩ 

⎯ ⎯ HN7G02FU ⎯ ⎯ 
Q2 2SK1829 VDS 20 ID 50

2.5 V 駆動 
(Vth = 1.5 V max),  
Ron = 20 Ω typ. 

Q1 RN2310 VCEO −50 IC −100
PNP 抵抗内蔵型, 
R = 4.7 kΩ 

PNP (BRT) + Nch 

 

Q1 Q2 
R 

 HN7G02FE ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
Q2 SSM3K03FE VDS 20 ID 50

2.5 V 駆動 
(Vth = 1.3 V max),  
Ron = 4 Ω typ. 

Q1 2SA1955 VCEO −12 IC −400
PNP 低飽和電圧, 
電源 SW に最適 

PNP + NPN (BRT) 

 

Q1 Q2 

R2 R1 

 

⎯ ⎯ HN7G04FU ⎯ ⎯ 

Q2 RN1307 VCEO 50 IC 100
NPN 抵抗内蔵型, 
R1 = 10 kΩ,  
R2 = 47 kΩ 

Q1 RN2101 VCEO −50 IC −100
PNP 抵抗内蔵型, 
R1 = 4.7 kΩ,  
R2 = 4.7 kΩ 

PNP (BRT) + Nch 

 

Q2 Q1 
R1 

R2 
 

⎯ ⎯ HN7G05FU ⎯ ⎯ 

Q2 2SK1830 VDS 20 ID 50
2.5 V 駆動 
(Vth = 1.5 V max),  
Ron = 20 Ω typ. 

Q1 2SA1955 VCEO −12 IC −400
PNP 低飽和電圧, 
電源 SW に最適 

HN7G06FE  ⎯ HN7G06FU ⎯ ⎯ 
Q2 RN1104 VCEO 50 IC 100

NPN 抵抗内蔵型, 
R1 = 47 kΩ,  
R2 = 47 kΩ 

Q1 2SA1955 VCEO −12 IC −400
PNP 低飽和電圧, 
電源 SW に最適 

PNP + NPN (BRT) 

 

Q1 Q2 

R2 R1 

 HN7G08FE ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
Q2 RN1306 VCEO 50 IC 100

NPN 抵抗内蔵型, 
R1 = 4.7 kΩ,  
R2 = 47 kΩ 

Q1 2SC5376 VCEO 12 IC 400
NPN 低飽和電圧, 
スイッチング用 

NPN + NPN (BRT) 

 

Q2 Q1 

R1 R2 

 

⎯ ⎯ HN7G07FU ⎯ ⎯ 

Q2 RN1115 VCEO 50 IC 100
NPN 抵抗内蔵型, 
R1 = 2.2 kΩ,  
R2 = 10 kΩ 

• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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異種混載複合デバイス  (5 端子パッケージ (UFV, SMV), 6 端子パッケージ (ES6, US6, SM6) ラインアップ) (つづき) 

品    番 定  格 
ESV 

パッケージ 
 

1.6
 

1.6 

1.2
 

 

 

ES6 
パッケージ

 

1.6
 

1.6 

1.2
 

 

UFV 
パッケージ 

 

2.
1 

2.0 

1.
7 

 

USV 
パッケージ 

 

2.1
 

2.0 

1.
25

 

SMV 
パッケージ 

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

SM6 
パッケージ 

 

2.8
 

2.9 

1.6
 

内部接続 
(イメージ図) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

構成 
デバイス 耐圧 

(V) 
電流 
(mA) 

特  長 

Q1 RN1104F VCEO 50 IC 100
NPN 抵抗内蔵型,
R1 = 47 kΩ,  
R2 = 47 kΩ 

NPN (BRT) + Nch 

 

Q2 Q1 R1 

R2 

 

⎯ HN7G09FE ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  

Q2 SSM3K15FS VDS 30 ID 100
2.5 V 駆動 
(Vth = 1.5 V max), 
Ron = 4 Ω typ. 

Q1 2SC5376F VCEO 12 IC 400
NPN 低飽和電圧,
スイッチング用

NPN + Nch 

 

Q2 Q1 

 

⎯ HN7G10FE ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  
Q2 SSM3K03FE VDS 20 ID 50 

2.5 V 駆動 
(Vth = 1.3 V max), 
Ron = 4 Ω typ. 

Q1 2SA2214 VCEO 20 IC 1500
PNP ハイカレン

ト 
PNP + NPN (BRT) 

 

Q2 Q1 
R1 R2 

 

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ HN7G11F *
Q2 RN1102 VCEO 100 IC 100

NPN 抵抗内蔵型,
R1 = 10 kΩ,  
R2 = 10 kΩ 

Q1 2SC4116 VCEO 50 IC 150
汎用 NPN トラン

ジスタ 

エミッタコモン 
NPN + NPN (BRT) 

 
Q1 Q2 

R2 
R1 

 

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ HN4G01J ⎯  

Q2 RN1303 VCEO 50 IC 100
NPN 抵抗内蔵型,
R1 = 22 kΩ,  
R2 = 22 kΩ 

Q1 1SS352 VR 80 IO 100
一般･ 
高速スイッチン

グ 
HN2E01F  

Q2 2SC4666 VCEO 50 IC 150 高 hFEタイプNPN

Q1 1SS352 VR 80 IO 100
一般･ 
高速スイッチン

グ 

独立型 
小信号ダイオード 

+ NPN 

 
Q1 

Q2 

 

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

HN2E02F  

Q2 2SC4116 VCEO 50 IC 150
汎用 NPN トラン

ジスタ 

Q1 2SA1587 VCEO −120 IC −100
高速 VCEOタイプ

PNP 

独立型 
PNP + 

小信号ダイオード 

 
Q1 

Q2 

 

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ HN2E04F  

Q2 1SS352 VR 80 IO 100
一般･ 
高速スイッチン

グ 

Q1 RN2304 VCEO −50 IC −100
PNP 抵抗内蔵型,
R1 = 47 kΩ,  
R2 = 47 kΩ 

独立型 
BRT (PNP) +  

小信号ダイオード 

 

Q2 Q1 
R1 R2 

 

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ HN2E05J ⎯  

Q2 1SS352 VR 80 IO 100
一般･ 
高速スイッチン

グ 

Q1 1SS417 VR 40 IO 100
ショットキーバ

リアダイオード

SBD + PNP (BRT) 

 

Q2 Q1 
R1 R2 

 

HN2E07JE  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  

Q2 RN2104MFV VCEO −50 IC 100
PNP 抵抗内蔵型,
R1 = 47 kΩ,  
R2 = 47 kΩ 

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 
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MOSFET 
小信号 MOSFET (シングルタイプ) 

絶対最大定格 パッケージ 
CST3 VESM SSM USM (SC-70) UFM S-MINI (SC-59) 

 

0.38 

0.6 

1.
0 

0.35 
 

 

1.2
 

1.2 

0.8
 

 

 

1.6
 

1.6 

0.8
 

 

 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 

2.
1 

2.0 

1.
7  

 

 

2.5
 

2.9 

1.5
 

 

極性 VDDS 
(V) 

VGSS 
(V) 

ID 
(mA) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
 20  10  100    SSM3K04FV ★  SSM3K04FS ★  SSM3K04FU ★         
 20  ±10  250    SSM3K37MFV  *              
 20  ±10  100 SSM3K16CT      SSM3K16FS   SSM3K16FU          
 20  ±10  180 SSM3K35CT   SSM3K35MFV   SSM3K35FS             
 20  ±10  500    SSM3K36MFV   SSM3K36FS      SSM3K36TU       
 20  ±10  500       SSM3K43FS # *           
 30  ±20  100 SSM3K15CT   SSM3K15FV   SSM3K15FS   SSM3K15FU      SSM3K15F    
 30  ±20  100    SSM3K44MFV # * SSM3K44FS # *           
 30  ±20  200                2SK2009    
 30  ±20  400          SSM3K09FU          
 50  ±7  100          SSM3K17FU          
 60  ±20  200          SSM3K7002AFU      SSM3K7002AF    
 60  ±20  200       SSM3K7002BFS  * SSM3K7002BFU  *    SSM3K7002BF  *  

Nch 

 60  ±20  200                2SK1062    
 −20  ±8  −330    SSM3J36MFV   SSM3J36FS      SSM3J36TU       
 −20  ±10  −100 SSM3J16CT   SSM3J16FV   SSM3J16FS   SSM3J16FU          
 −20  ±10  −100 SSM3J35CT   SSM3J35MFV   SSM3J35FS             
 −30  ±20  −100 SSM3J15CT   SSM3J15FV   SSM3J15FS   SSM3J15FU      SSM3J15F    
 −30  ±20  −200                2SJ305    
 −30  ±20  −200          SSM3J09FU          
 −50  −7  −50          2SJ344      2SJ343    

Pch 

 −60  ±20  −200                2SJ168    
★: RGS = 1 MΩ内蔵  
#: 高 ESD 品です。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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Vth 
(V) 

Ron 
(Ω) 

 

 

Min Max Typ. Max 
@VGS 

(V) 

ton 
(ns) 
Typ. 

toff 
(ns)
Typ.

 0.7 1.3 4 12 2.5 160 190 
 0.35 1.0 3.07 5.6 1.5 18 36 
 0.6 1.1 5.2 15 1.5 70 125 
 0.4 1.0 5 20 1.2 115 300 
 0.35 1.0 0.95 1.52 1.5 30 75 
 0.35 1.0 0.95 1.52 1.5 30 75 
 0.8 1.5 4 7 2.5 50 180 
 0.8 1.5 4.0 7.0 2.5 50 200 
 0.5 1.5 1.2 2.0 2.5 60 120 
 1.1 1.8 0.8 1.2 4 72 68 
 0.9 1.5 22 40 2.5 100 40 
 1.0 2.5 1.8 3.3 4.5 3 7 
 1.5 3.1 2.1 3.3 4.5 3.3 14.5
 2.0 3.5 0.6 1.0 10 14 75 
 −0.3 −1.0 2.23 3.60 −1.5 90 200 

 −0.6 −1.1 18 45 −1.5 130 190 
 −0.4 −1.0 11 44 −1.2 175 251 
 −1.1 −1.7 14 32 −2.5 65 175 
 −0.5 −1.5 2.4 4.0 −2.5 60 150 
 −1.1 −1.8 3.3 4.2 −4 85 85 
 −0.8 −2.5 20 50 −4 150 130 
 −2.0 −3.5 1.3 2.0 −10 14 100 

 *: 新製品 
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小信号 MOSFET (デュアルタイプ) 

絶対最大定格 パッケージ 
ESV ES6 USV US6 UF6 

Vth (V) Ron 
(Ω) 

 

1.6
 

1.6 

1.2
 

 

 

 

1.6
 

1.6 

1.2
 

 

 

 

2.1
 

2.0 

1.
25

 

 

2.1
 

2.0 

1.
25

 

 

 

2.1
 

2.0 

1.7
 

 

極性 VDDS 
(V) 

VGSS 
(V) 

ID 
(mA) 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

内部構成 
FET 

Min Max Typ. Max

@V
GS
(V)

 20  10  100        SSM6N04FU ★ ▲4    SSM3K04FU x 2 0.7 1.3 4 12 2.5
 20  ±10  100 SSM5N16FE ▲1 SSM6N16FE ▲1  SSM5N16FU ▲1 SSM6N16FU  ▲1    SSM3K16FU x 2 0.6 1.1 5.2 15 1.5
 20  ±10  180   SSM6N35FE ▲1    SSM6N35FU  ▲1    SSM3K35MFV x 2 0.4 1.0 5 20 1.2
 20  ±10  500   SSM6N36FE ▲1       SSM6N36TU ▲1  SSM3K36TU x 2 0.35 1.0 0.95 1.52 1.5
 20  ±10  500        SSM6N43FU  ▲1    SSM3K43FS x 2 0.35 1.0 0.95 1.52 1.5
 30  ±20  100 SSM5N15FE ▲1 SSM6N15FE ▲1  SSM5N15FU ▲1 SSM6N15FU  ▲1    SSM3K15FU x 2 0.8 1.5 4 7 2.5
 30  ±20  100   SSM6N44FE ▲1    SSM6N44FU  ▲1    SSM3K44FS x 2 0.8 1.5 4.0 7.0 2.5
 30  ±20  400        SSM6N09FU  ▲1    SSM3K09FU x 2 1.1 1.8 0.8 1.2 4
 50  ±7  100        SSM6N17FU  ▲1    SSM3K17FU x 2 0.9 1.5 22 40 2.5
 60  ±20  200        SSM6N7002AFU  ▲1    SSM3K7002AFU x 2 1.0 2.5 1.8 3.3 4.5

Nch 
x 2 

 60  ±20  200   SSM6N7002BFE ▲1 *   SSM6N7002BFU  ▲1 *    SSM3K7002BF x 2 1.5 3.1 2.1 3.3 4.5
 −20  ±10  −100 SSM5P16FE ▲2 SSM6P16FE ▲2  SSM5P16FU ▲2 SSM6P16FU  ▲2    SSM3J16FU x 2 −0.6 −1.1 18 45 −1.5
 −20  ±10  −100   SSM6P35FE ▲2    SSM6P35FU  ▲2    SSM3J35FU x 2 −0.4 −1.0 11 44 −1.2
 −20  ±8  −330   SSM6P36FE ▲2 *      SSM6P36TU ▲2 * SSM3J36TU x 2 −0.3 −1.0 2.23 3.6 −1.5
 −20  ±12  −200      SSM5P05FU ▲2 SSM6P05FU  ▲2    SSM3J05FU x 2 −0.6 −1.1 3.2 4 −2.5
 −30  ±20  −200        SSM6P09FU  ▲2    SSM3J09FU x 2 −1.1 −1.8 3.3 4.2 −4

Pch 
x 2 

 −30  ±20  −100 SSM5P15FE ▲2 SSM6P15FE ▲2  SSM5P15FU ▲2 SSM6P15FU  ▲2    SSM3J15FU x 2 −1.1 −1.7 14 32 −2.5
 20  ±10  180 0.4 1.0 5 20 1.2
 −20  ±10  −100 

  SSM6L35FE ▲3    SSM6L35FU  ▲3    SSM3K35FU 
+ SSM3J35FU −0.4 −1.0 11 4.4 −1.2

 20  ±10  500 0.35 1.0 0.95 1.52 1.5
 −20  ±8  −330 

  SSM6L36FE ▲3 *      SSM6L36TU ▲3 * SSM3K36TU 
+ SSM3J36TU −0.3 −1.0 2.23 3.6 −1.5

 30  ±20  400 SSM3K09FU 1.1 1.8 0.8 1.2 4

Nch 
+ 
Pch 

 −30  ±20  −200 
       SSM6L09FU  ▲3    

SSM3J09FU −1.1 −1.8 3.3 4.2 −4
★: RGS = 1 MΩ内蔵 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
 

内部接続 (イメージ図) 
端子数 ▲1 ▲2 ▲3 ▲4 

5 ピン 
ESV, USV 

 

Q2 Q1 

 

 

Q2 Q1

 

  

6 ピン 
ES6, US6, UF6 

 

Q2 Q1 

 

 

Q2 Q1

 

 

Q2Q1

 

Q2Q1
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET)  

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS 

(V) 
VGSS
(V) 

ID 
(A) VGS = 1.5 V VGS = 1.8 V VGS = 2.5 V VGS = 4.0 V 

Ciss 
(pF) 

内部構成 FET 内部

接続

CST4 

 
(mm) 

Nch SSM4K27CT  20 ±12 0.5 ⎯ 390 260 205  174 ⎯ ⎯ 

SSM6K211FE * 20 ±10 3.2 118 82 59 47(@4.5 V) 510 ⎯ ⎯ 
SSM6K203FE  20 ±10 2.8 153 106 76 61 400 ⎯ ⎯ 
SSM6K202FE  30 ±12 2.3 ⎯ 145 101 85 270 ⎯ ⎯ 
SSM6K204FE  20 ±10 2.0 307 214 164 126 195 ⎯ ⎯ 
SSM6K208FE  30 ±12 1.9 ⎯ 296 177 133 123 ⎯ ⎯ 
SSM6K25FE  20 ±12 0.5 ⎯ 395 190 145 268 ⎯ ⎯ 
SSM6K24FE  30 ±12 0.5 ⎯ ⎯ 180 145 245 ⎯ ⎯ 
SSM6K22FE  20 ±12 1.4 ⎯ ⎯ 230 170 125 ⎯ ⎯ 
SSM6K210FE  30 ±20 1.4 ⎯ ⎯ ⎯ 371 57 ⎯ ⎯ 
SSM6K30FE  20 ±20 1.2 ⎯ ⎯ ⎯ 420 60 ⎯ ⎯ 

Nch 

SSM6K31FE  20 ±20 1.2 ⎯ ⎯ ⎯ 540 36 ⎯ ⎯ 

ES6 

 

0.55 

1.6
 

1.6 
 

(mm) 

Nch x 2 SSM6N42FE * 20 ±10 0.8 600 450 330 240 90 ⎯ (1) 
SSM3K123TU  20 ±10 4.2 66 43 32 28 1010 ⎯ ⎯ 
SSM3K121TU  20 ±10 3.2 140 93 63 48 400 ⎯ ⎯ 
SSM3K104TU  20 ±12 3.0 ⎯ 110 74 56 320 ⎯ ⎯ 
SSM3K119TU  30 ±12 2.5 ⎯ 134 90 74 270 ⎯ ⎯ 
SSM3K116TU  30 ±12 2.2 ⎯ ⎯ 135 100 245 ⎯ ⎯ 
SSM3K122TU  20 ±10 2.0 304 211 161 123 195 ⎯ ⎯ 
SSM3K101TU  20 ±12 2.2 ⎯ 230 138 103 125 ⎯ ⎯ 
SSM3K127TU  30 ±12 2.0 ⎯ 286 167 123 123 ⎯ ⎯ 
SSM3K131TU  30 ±20 6.0 ⎯ ⎯ ⎯ 41.5 (@4.5 V) 450 ⎯ ⎯ 
SSM3K124TU  30 ±20 2.4 ⎯ ⎯ ⎯ 120 180 ⎯ ⎯ 
SSM3K105TU  30 ±20 2.1 ⎯ ⎯ ⎯ 200 102 ⎯ ⎯ 
SSM3K107TU  20 ±20 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 410 60 ⎯ ⎯ 
SSM3K128TU  30 ±20 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 360 57 ⎯ ⎯ 

UFM 

 

0.7 

2.
1 

2.0 
 

(mm) 

Nch 

SSM3K106TU  20 ±20 1.2 ⎯ ⎯ ⎯ 530 36 ⎯ ⎯ 
SSM6K403TU  20 ±10 4.2 66 43 32 28 1050 ⎯ ⎯ 
SSM6K18TU  20 ±12 4.0 ⎯ ⎯ 54 40 1100 ⎯ ⎯ 
SSM6K404TU  20 ±10 3.0 147 100 70 55 400 ⎯ ⎯ 
SSM6K405TU  20 ±10 2.0 307 214 164 126 195 ⎯ ⎯ 
SSM6K406TU  30 ±20 4.4 ⎯ ⎯ ⎯ 38.5 (@4.5 V) 490 ⎯ ⎯ 
SSM6K34TU  30 ±20 3.0 ⎯ ⎯ ⎯ 77 (@4.5 V) 470 ⎯ ⎯ 
SSM6K32TU # 60 ±20 2.0 ⎯ ⎯ ⎯ 440 140 ⎯ ⎯ 

Nch 

SSM6K407TU  60 ±20 2.0 ⎯ ⎯ ⎯ 440 150 ⎯ ⎯ 
SSM6N39TU  20 ±10 1.6 247 190 139 119 260 ⎯ (1) 
SSM6N29TU  20 ±12 0.8 ⎯ 235 178 143 268 SSM3K102TU x 2 (1) 
SSM6N25TU  20 ±12 0.5 ⎯ 395 190 145 268 SSM6K25FE x 2 (1) 
SSM6N24TU  30 ±12 0.5 ⎯ ⎯ 180 145 245 SSM6K24FE x 2 (1) 

UF6 

 

0.7 

2.
1 

2.0 
 

(mm) 

Nch x 2 

SSM6N40TU  30 ±20 1.6 ⎯ ⎯ ⎯ 182 180 ⎯ (1) 
#: 高 ESD 品です。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) 

Q2 

Q1 
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) (つづき) 

 RDS(ON) Max (mΩ) 
 パッケージ 極性 品  番 VDSS 

(V) 
VGSS 
(V) ID (A) PD 

(W) VGS =
1.5 V

VGS =
1.8 V

VGS = 
2.0 V VGS = 2.5 V VGS = 4 V VGS = 4.5 V VGS =  

10 V 

Ciss
(pF)

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 SSM6K08FU  20 ±12 1.6 0.3 ⎯ ⎯ 210 140 105 ⎯ ⎯ 306 ⎯ ⎯ 

 SSM6K06FU  20 ±12 1.1 0.3 ⎯ ⎯ ⎯ 210 160 ⎯ ⎯ 125 ⎯ ⎯ 

 

US6 

 

0.9 

2.
1 

2.0 
 

(mm) 

Nch 

SSM6K07FU  30 ±20 1.5 0.3 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 220 ⎯ 130 102 ⎯ ⎯ 

 SSM3K310T  20 ±10 5.0 0.7 66 43 ⎯ 32 28 ⎯ ⎯ 1120 14.8 ⎯ 
 SSM3K309T  20 ±12 4.7 0.7 ⎯ 47 ⎯ 35 31 ⎯ ⎯ 1020 ⎯ ⎯ 
 SSM3K301T  20 ±12 3.5 0.7 ⎯ 110 ⎯ 74 56 ⎯ ⎯ 320 4.8 ⎯ 
 SSM3K01T  30 ±10 3.2 1.25 ⎯ ⎯ ⎯ 150 120 ⎯ ⎯ 152 ⎯ ⎯ 
 SSM3K02T  30 ±10 2.5 1.25 ⎯ ⎯ ⎯ 250 200 ⎯ ⎯ 115 ⎯ ⎯ 
 SSM3K316T  30 ±12 4.0 1.25 ⎯ 131 ⎯ 87 ⎯ 65 53 270 4.3 ⎯ 
 SSM3K315T  30 ±20 6.0 1.25 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 41.5 27.6 450 10.1 ⎯ 
 SSM3K14T  30 ±20 4.0 1.25 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 67 57 39 460 5 ⎯ 
 SSM3K320T  30 ±20 4.2 1.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 77 50 190 4.6 ⎯ 
 

TSM 

 

2.
8 

2.9 0.7 
 

(mm) 

Nch Dual 

SSM3K318T * 60 ±20 2.5 0.7 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 145 107 235 7 ⎯ 

 

SOT-23F 

 

2.
4 

2.9 0.8 
 

(mm) 

Nch  SSM3K329R * 30 ±12 3.5 1.5 ⎯ 289 ⎯ 170 ⎯ 126 ⎯ 123 ⎯ ⎯  

TPCL4201  20 ±12 6 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 52 33 31 ⎯ ⎯ 11.5 (6) ①

TPCL4203  24 ±12 6 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 55 38 36 ⎯ ⎯ 10 (6) ①① 

Chip LGA 

 
(mm) 

Nch Dual 

TPCL4202  30 ±12 6 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 64 42 40 ⎯ ⎯ 10 (6) ①

TRCF8003  20 ±12 7 2.5 ⎯ ⎯ ⎯ 34 ⎯ 18 ⎯ ⎯ 9.5 (2) ①

Nch Single 
TPCF8002  30 ±20 7 2.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 32 21 ⎯ 11.5 (2) ①① 

VS-8 

 
(mm) Nch Dual TPCF8201  20 ±12 3 1.35 ⎯ ⎯ 100 66 ⎯ 49 ⎯ ⎯ 7.5 (3) ①

TPC6004  20 ±12 6 2.2 ⎯ ⎯ 37 32 ⎯ 24 ⎯ ⎯ 17 (1) ①

TPC6012  20 ±12 6 2.2 ⎯ ⎯ ⎯ 38 ⎯ 20 ⎯ ⎯ 9 (1) ①

TPC6007-H  30 ±20 5 2.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 79 54 ⎯ 4.6 (1) ①

TPC6011  30 ±20 6 2.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 32 20 ⎯ 14 (1) ①

TPC6005  30 ±12 6 2.2 ⎯ ⎯ 41 35 ⎯ 28 ⎯ ⎯ 19 (1) ①

① 

VS-6 

 
(mm) 

Nch Single 

TPC6006-H  40 ±20 3.9 2.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 100 75 ⎯ 4.4 (1) ①

TPCP8006  20 ±12 9.1 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ 13.7 ⎯ 10 ⎯ ⎯ 22 (4) ①

TPCP8001-H  30 ±20 7.2 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 25 16 ⎯ 11 (4) ①

TPCP8008-H  30 ±20 8 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 23 20 ⎯ 14.7 (4) ①

TPCP8004  30 ±20 8.3 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 14 8.5 ⎯ 26 (4) ①

TPCP8005-H   30 ±20 11 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 15.7 12.9 ⎯ 20 (4) ①

Nch Single 

TPCP8007-H  60 ±20 5 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 64 57 ⎯ 11 (4) ①

TPCP8201  30 ±20 4.2 1.48 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 77 50 ⎯ 10 (3) ①

TPCP8202  30 ±12 5.5 1.48 ⎯ ⎯ ⎯ 39 ⎯ 23 ⎯ ⎯ 28 (3) ①

① 

PS-8 

 
(mm) 

Nch Dual 
TPCP8203  40 ±20 4.7 1.48 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 60 40 ⎯ 16 (3) ①

TPCT4203  20 ±12 6 1.47 ⎯ ⎯ ⎯ 49 32 31 ⎯ ⎯ 12 (5) ①

① 

STP2 

 
(mm) 

Nch Dual 

TPCT4204  30 ±12 6 1.47 ⎯ ⎯ ⎯ 52 39 38 ⎯ ⎯ 12 (5) ①

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 6 4 

1 2 3 

5 

 

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 8 6

1 2 3

7 5

4  
 

3

1 2

4 4 3 

1 2  
(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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 RDS(ON) Max (mΩ) 
 

パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W)
VGS = 2.0 V VGS = 2.5 V VGS = 4 V VGS = 4.5 V VGS = 10 V

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 TPCS8209  20 ±12 5 1.1 ⎯ 40 30 ⎯ ⎯ 15 (3) 
 TPCS8210  ◎ 20 ±12 5 1.1 ⎯ 40 30 ⎯ ⎯ 15 (4) 
 TPCS8204  20 ±12 6 1.1 ⎯ 22 17 ⎯ ⎯ 22 (3) 
 TPCS8208  ◎ 20 ±12 6 1.1 ⎯ 22 17 ⎯ ⎯ 22 (4) 
 TPCS8211  20 ±12 6 1.1 ⎯ 29 24 ⎯ ⎯ 20 (3) 
 TPCS8212  ◎ 20 ±12 6 1.1 ⎯ 29 24 ⎯ ⎯ 20 (4) 
 TPCS8213  20 ±12 6 1.1 18 13 ⎯ ⎯ ⎯ 49 (3) 
 

TSSOP-8 

 
(mm) 

Nch Dual 

TPCS8214  30 ±12 6 1.1 ⎯ 18.5 13.5 13 ⎯ 42 (3) 

TPCC8007  20 ±12 27 30 ⎯ 8.7 ⎯ 4.6 ⎯ 26 (2) 

TPCC8008  30 ±25 25 30 ⎯ ⎯ ⎯ 12.8 6.8 30 (2)  

TSON Advance 

 
(mm) 

Nch Single 

TPCC8009  30 ±20 24 27 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 7 26 (2) 

 TPCM8001-H  30 ±20 20 30 ⎯ ⎯ ⎯ 14 9.5 19 (2) 

 TPCM8003-H  30 ±20 21 30 ⎯ ⎯ ⎯ 15.7 12.9 21 (2) 

 TPCM8004-H  30 ±20 24 30 ⎯ ⎯ ⎯ 13.4 11 21 (2) 

 TPCM8006  30 ±20 25 30 ⎯ ⎯ ⎯ 13.5 7 26 (2) 

 

TSSOP Advance 

 
(mm) 

Nch Single 

TPCM8002-H  30 ±20 30 30 ⎯ ⎯ ⎯ 8.2 6.2 34 (2) 

 TPC8061-H  30 ±20 8 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 30 25 11 (2) 

 TPC8014  30 ±20 11 1.9 ⎯ ⎯ 22 ⎯ 14 39 (2) 
 TPC8021-H  30 ±20 11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 25 17 11 (2) 
 TPC8025  30 ±20 11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 14.5 9 26 (2) 
 TPC8030  30 ±25 11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 17 9 24 (2) 
 TPC8031-H  30 ±20 11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 16.1 13.3 21 (2) 
 TPC8037-H  30 ±20 12 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 13.9 11.4 21 (2) 
 TPC8038-H  30 ±20 12 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 13.9 11.4 21 (2) 
 TPC8020-H  30 ±20 13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 13 9 23 (2) 
 TPC8024-H  30 ±20 13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 13 9 23 (2) 
 TPC8026  30 ±20 13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 10 6.6 42 (2) 
 TPC8040-H  30 ±20 13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 11.1 9.7 24 (2) 
 TPC8041  30 ±20 13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 13.5 7 27 (2) 
 TPC8017-H  30 ±20 15 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 9.5 6.6 25 (2) 
 TPC8032-H  30 ±20 15 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 8.6 6.5 33 (2) 
 TPC8033-H  30 ±20 17 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 7.2 5.3 42 (2) 
 TPC8039-H  30 ±20 17 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 6.9 6 36 (2) 
 TPC8018-H  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 6.2 4.6 38 (2) 
 TPC8027  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 5.5 2.7 113 (2) 
 TPC8028  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 8 4.3 45 (2) 
 TPC8029  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 7 3.8 49 (2) 
 TPC8035-H  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 3.6 3.2 82 (2) 
 TPC8036-H  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 5.1 4.5 49 (2) 
 TPC8042  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 6.5 3.4 56 (2) 
 TPC8060-H  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 4.2 3.7 65 (2) 
 TPC8034-H  30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 4.5 3.5 68 (2) 
 TPC8022-H  40 ±20 7.5 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 3.5 2.7 11 (2) 
 TPC8052-H  40 ±20 12 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 13.3 11.5 25 (2) 
 TPC8047-H  40 ±20 16 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 8.8 7.5 43 (2) 
 TPC8046-H  40 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 6.6 5.7 57 (2) 
 TPC8045-H  40 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 4.4 3.9 90 (2) 
 TPC8053-H  60 ±20 9 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 24.2 22.5 25 (2) 
 TPC8050-H  60 ±20 11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 15.5 14.5 41 (2) 
 TPC8049-H  60 ±20 13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 11.5 10.7 56 (2) 
 

SOP-8 

 
(mm) 

Nch Single 

TPC8048-H  60 ±20 16 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 7.4 6.9 87 (2) 
◎: コモンドレイン 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
 

内部接続 (イメージ図) 
(1) (2) (3) (4) 

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 5 6 7 8 

1 2 3 4  

 5678

1 2 3 4  
(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) (つづき) 

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W)

VGS = 2.0 V VGS = 2.5 V VGS = 4 V VGS = 4.5 V VGS = 10 V
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 TPC8208  20 ±12 5 1.5 ⎯ 70 50 ⎯ ⎯ 9.5 (1) 
 TPC8207  20 ±12 6 1.5 ⎯ 30 20 ⎯ ⎯ 22 (1) 
 TPC8211  30 ±20 5.5 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 44 36 25 (1) 
 TPC8212-H  30 ±20 6 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 27 21 16 (1) 
 TPC8216-H  30 ±20 6.4 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 23 20 14 (1) 
 TPC8210  30 ±20 8 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 20 15 75 (1) 
 TPC8218-H  60 ±20 3.8 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 64 57 11 (1) 

SOP-8 

 
(mm) 

Nch Dual 

 TPC8213-H  60 ±20 5 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 56 50 6 (1) 
 TPCA8011-H  20 ±12 40 45 ⎯ 7.5 ⎯ 3.5 ⎯ 32 (2) 
 TPCA8023-H  30 ±20 21 30 ⎯ ⎯ ⎯ 15.7 12.9 21 (2) 
 TPCA8040-H  30 ±20 23 30 ⎯ ⎯ ⎯ 10.8 9.4 23 (2) 
 TPCA8030-H  30 ±20 24 30 ⎯ ⎯ ⎯ 13.4 11 21 (2) 
 TPCA8031-H  30 ±20 24 30 ⎯ ⎯ ⎯ 13.4 11 21 (2) 
 TPCA8005-H  30 ±20 27 45 ⎯ ⎯ ⎯ 13 9 24 (2) 
 TPCA8021-H  30 ±20 27 45 ⎯ ⎯ ⎯ 13 9 23 (2) 
 TPCA8018-H  30 ±20 30 45 ⎯ ⎯ ⎯ 8.2 6.2 34 (2) 
 TPCA8039-H  30 ±20 34 45 ⎯ ⎯ ⎯ 6.6 5.7 36 (2) 
 TPCA8003-H  30 ±20 35 45 ⎯ ⎯ ⎯ 9.5 6.6 25 (2) 
 TPCA8024  30 ±20 35 45 ⎯ ⎯ ⎯ 7.8 4.3 45 (2) 
 TPCA8036-H  30 ±20 38 45 ⎯ ⎯ ⎯ 4.8 4.2 50 (2) 
 TPCA8004-H  30 ±20 40 45 ⎯ ⎯ ⎯ 6.2 4.6 37 (2) 
 TPCA8012-H  30 ±20 40 45 ⎯ ⎯ ⎯ 6.8 4.9 42 (2) 
 TPCA8025  30 ±20 40 45 ⎯ ⎯ ⎯ 6 3.5 49 (2) 
 TPCA8019-H  30 ±20 45 45 ⎯ ⎯ ⎯ 4.1 3.1 66 (2) 
 TPCA8026  30 ±20 45 45 ⎯ ⎯ ⎯ 4.5 2.2 113 (2) 
 TPCA8042  30 ±20 45 45 ⎯ ⎯ ⎯ 5.7 3.3 56 (2) 
 TPCA8060-H  30 ±20 45 45 ⎯ ⎯ ⎯ 3.9 3.4 66 (2) 
 TPCA8028-H  30 ±20 50 45 ⎯ ⎯ ⎯ 3.2 2.8 88 (2) 
 TPCA8055-H  30 ±20 60 45 ⎯ ⎯ ⎯ 2.4 1.9 76 (2) 
 TPCA8020-H  40 ±20 7.5 30 ⎯ ⎯ ⎯ 35 27 11 (2) 
 TPCA8052-H  40 ±20 20 30 ⎯ ⎯ ⎯ 13.1 11.3 25 (2) 
 TPCA8014-H  40 ±20 30 45 ⎯ ⎯ ⎯ 14 9 22 (2) 
 TPCA8027-H  40 ±20 30 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 10 23 (2) 
 TPCA8047-H  40 ±20 32 45 ⎯ ⎯ ⎯ 8.5 7.3 43 (2) 
 TPCA8015-H  40 ±20 35 45 ⎯ ⎯ ⎯ 7.9 5.4 37 (2) 
 TPCA8046-H  40 ±20 38 45 ⎯ ⎯ ⎯ 6.3 5.4 55 (2) 
 TPCA8045-H  40 ±20 46 45 ⎯ ⎯ ⎯ 4.1 3.6 90 (2) 
 TPCA8053-H  60 ±20 15 30 ⎯ ⎯ ⎯ 24 22.3 25 (2) 
 TPCA8050-H  60 ±20 24 45 ⎯ ⎯ ⎯ 15.3 14.2 41 (2) 
 TPCA8016-H  60 ±20 25 45 ⎯ ⎯ ⎯ 26 21 22 (2) 

SOP Advance 

 
(mm) 

Nch Single 

 TPCA8049-H  60 ±20 28 45 ⎯ ⎯ ⎯ 11.2 10.4 55 (2) 

 2SK2615  60 ⎯ 2 1.5 ⎯ ⎯ 440 ⎯ 300 6  
PW-Mini 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3658  60 ⎯ 2 1.5 ⎯ ⎯ 440 ⎯ 300 5.0  

 2SK2989  50 ⎯ 5 0.9 ⎯ ⎯ 330 ⎯ 150 6.5  

LSTM 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2961  60 ⎯ 2 0.9 ⎯ ⎯ 380 ⎯ 270 5.8  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) 
 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  
(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W)

VGS = 2.0 V VGS = 2.5 V VGS = 4 V VGS = 4.5 V VGS = 6 V VGS = 10 V
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

TPS 

 
(mm) 

Nch Single  2SK2229  60 ⎯ 5 1.3 ⎯ ⎯ 300 ⎯ ⎯ 160 12  

 2SK2493  16 ⎯ 5 20 ⎯ 120 100 ⎯ ⎯ ⎯ 23  

PW-Mold 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK4033  60 ⎯ 5 20 ⎯ ⎯ 150 ⎯ ⎯ 100 15  

New PW-Mold2 

 
(mm) 

Nch Single  2SK4017  60 ⎯ 5 20 ⎯ ⎯ 150 ⎯ ⎯ 100 15  

 2SK2614  50 ⎯ 20 40 ⎯ ⎯ 80 ⎯ ⎯ 46 25  

DP 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2782  60 ⎯ 20 40 ⎯ ⎯ 90 ⎯ ⎯ 55 25  

 TK40P03M1  30 ⎯ 40 40 ⎯ ⎯ ⎯ 14.4 ⎯ 10.8 9.4  

 TK45P03M1  30 ±20 45 33 ⎯ ⎯ ⎯ 12 ⎯ 9.4 25  

 TK50P03M1  30 ⎯ 50 60 ⎯ ⎯ ⎯ 9.8 ⎯ 7.5 13.3  

 TK60P03M1  30 ±20 60 48 ⎯ ⎯ ⎯ 7.9 ⎯ 6.2 40  

 TK40P04M1  40 ⎯ 40 60 ⎯ ⎯ ⎯ 13.4 ⎯ 10.3 29  

DPAK 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK50P04M1  40 ⎯ 50 60 ⎯ ⎯ ⎯ 10.2 ⎯ 8.7 38  

 TK70X04K3  40 ⎯ 70 80 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5.6 62  

 TK70X04K3Z  40 ⎯ 70 80 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5.6 62  

 2SK3843  40 ⎯ 75 125 ⎯ ⎯ ⎯ 8 ⎯ 3.5 210  

 TK80X04K3  40 ⎯ 80 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3.5 100  

 TK70X06K3  60 ⎯ 70 80 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 8 62  

 2SK3842  60 ⎯ 75 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5.8 196  

TFP 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK4034  60 ⎯ 75 125 ⎯ ⎯ ⎯ 10 ⎯ 5.8 196  

 TK100F04K3  40 ⎯ 100 200 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3 102  

 TK100F04K3L  40 ⎯ 100 200 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4.5 3 105  

 TK150F04K3  40 ⎯ 150 300 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 2.1 166  

 TK100F06K3  60 ⎯ 100 200 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5 98  

 TK150F04K3L  40 ⎯ 150 300 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3.2 2.1 190  

TO-220 SM(W) 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK130F06K3  60 ⎯ 130 300 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3.4 170  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) (つづき) 

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) 

VGS = 2.0 V VGS = 2.5 V VGS = 4 V VGS = 4.5 V VGS = 10 V
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 2SK3847  40 32 30 ⎯ ⎯ 28♣ ⎯ 18 40  

 2SK3051  50 45 40 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 30 36  

 2SK2311  60 25 40 ⎯ ⎯ 80 ⎯ 46 38  

 2SK2266  60 45 65 ⎯ ⎯ 55 ⎯ 30 60  

TO-220FL 

 
(mm) 

TO-220SM 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2376  60 45 100 ⎯ ⎯ 25 ⎯ 17 110  

 2SK3846  40 26 25 ⎯ ⎯ ⎯ 28 18 40  

 2SK2507  50 25 30 ⎯ ⎯ 80 ⎯ 46 25  

 2SK2886  50 45 40 ⎯ ⎯ 36 ⎯ 20 66  

 2SK2232  60 25 35 ⎯ ⎯ 80 ⎯ 46 38  

 2SK3662  60 35 35 ⎯ ⎯ 19 ⎯ 12.5 91  

 2SK2385  60 36 40 ⎯ ⎯ 55 ⎯ 30 60  

TO-220NIS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3844  60 45 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5.8 196  

 TK30A06J3A  60 30 25 ⎯ ⎯ ⎯ 35 26 36  

TO-220SIS 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK70A06J1  60 70 45 ⎯ ⎯ ⎯ 7.6 6.4 87  

TO-220(W) 

 
(mm) 

Nch Single  TK70D06J1  60 70 140 ⎯ ⎯ ⎯ 7.6 6.4 87  

 2SK3506  30 45 100 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 20 39  
 TK70J04J3  40 70 150 ⎯ ⎯ ⎯ 8.3 3.8 210  
 2SK2550  50 45 100 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 30 36  
 2SK2744  50 45 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 20 68  
 2SK2551  50 50 150 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 11 130  
 2SK2745  50 50 150 ⎯ ⎯ 16 ⎯ 9.5 130  
 2SK2233  60 45 100 ⎯ ⎯ 55 ⎯ 30 60  
 2SK2398  60 45 100 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 30 60  
 2SK2173  60 50 125 ⎯ ⎯ 25 ⎯ 17 110  
 2SK2445  60 50 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 18 110  
 2SK2313  60 60 150 ⎯ ⎯ 15 ⎯ 11 170  

TO-3P(N) 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3845  60 70 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5.8 196  
TO-3P(L) 

 
(mm) 

Nch Single  2SK2267  60 60 150 ⎯ ⎯ 15 ⎯ 11 170  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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60 V < VDSS≦250 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) 

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W) VGS 

= 1.8 V
VGS 

= 2.0 V
VGS 

= 2.5 V
VGS  

= 4 V 
VGS  

= 4.5 V 
VGS  

= 7 V 
VGS  

= 10 V

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

PS-8 

 
(mm) 

Nch Single  TPCP8003-H 100 ±20 2.2 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 190 ⎯ 180 7.5 (2) 

 TPCS8009-H 150 ±20 2.1 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 350 10 (2) 

 TPCS8004 200 ±20 1.3 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 12 (3) 

 TPCS8007-H 200 ±20 1.9 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 450 10 (2) 

 TPCS8006 250 ±20 1.1 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 1000 11 (2) 

TSSOP-8 

 
(mm) 

Nch Single 

 TPCS8008-H 250 ±20 1.7 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 580 10 (2) 

 TPC8051-H 80 ±20 13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 10.1 ⎯ 9.7 85 (2) 

 TPC8054-H 100 ±20 10 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 21.5 ⎯ 19.9 92 (2) Nch Single 

 TPC8012-H 200 ±20 1.8 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 400 11 (2) 

SOP-8 

 
(mm) 

Nch Dual  TPC8214-H 100 ±20 2.2 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 190 ⎯ 180 7.5 (1) 

 TPCA8051-H 80 ±20 28 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 9.8 ⎯ 9.4 91 (2) 

 TPCA8006-H 100 ±20 18 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 67 12 (2) 

 TPCA8054-H 100 ±20 20 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 21.3 ⎯ 19.7 89 (2) 

 TPCA8022-H 100 ±20 22 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 26 38 (2) 

 TPCA8009-H 150 ±20 7 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 350 10 (2) 

 TPCA8010-H 200 ±20 5.5 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 450 10 (2) 

SOP Advance 

 
(mm) 

Nch Single 

 TPCA8008-H 250 ±20 4 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 580 10 (2) 

 2SK2963 100 ⎯ 1 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 950 ⎯ ⎯ 700 6.3  
PW-Mini 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2992 200 ⎯ 1 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 3500 3  

 2SK2962 100 ⎯ 1 0.9 ⎯ ⎯ ⎯ 950 ⎯ ⎯ 700 6.3  

LSTM 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3670 150 ⎯ 0.67 0.9 ⎯ ⎯ ⎯ 1700 ⎯ ⎯ ⎯ 4.6  

 2SK2200 100 ⎯ 3 1.3 ⎯ ⎯ ⎯ 450 ⎯ ⎯ 350 13.5  

 2SK2400 100 ⎯ 5 1.3 ⎯ ⎯ ⎯ 300 ⎯ ⎯ 230 22  

TPS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2835 200 ⎯ 5 1.3 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 10  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) (3) 
 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 5 6 7 8 

1 2 3 4  
(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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60 V < VDSS≦250 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) (つづき) 

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS  

= 1.8 V
VGS  

= 2.0 V
VGS  

= 2.5 V VGS = 4 V VGS  
= 4.5 V VGS = 7 V VGS 

 = 10 V

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 2SK2201 100 3 20 ⎯ ⎯ ⎯ 450 ⎯ ⎯ 350 13.5  
 2SK2399 100 5 20 ⎯ ⎯ ⎯ 300 ⎯ ⎯ 230 22  
 2SK3669 100 10 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 125 8.0  
 2SK3205 150 5 20 ⎯ ⎯ ⎯ 750 ⎯ ⎯ 500 12  
 2SK2162 180 1 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5000 ⎯  
 2SK2920 200 5 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 10  
 2SK3462 250 3 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 1700 12  

PW-Mold 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3342 250 4.5 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 1000 10  

 2SK4018 100 3 20 ⎯ ⎯ ⎯ 450 ⎯ ⎯ 350 13.5  

 2SK4019 100 5 20 ⎯ ⎯ ⎯ 300 ⎯ ⎯ 230 22  

 2SK4020 200 5 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 10  

 2SK4022 250 3 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 1700 12  

New PW-Mold2 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK4021 250 4.5 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 1000 10  

 2SK3387 150 18 100 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 120 57  

 TK50X15J1 150 50 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 30 75  

 2SK3444 200 25 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 82 44  

 2SK3388 250 20 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 105 100  

TFP 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3445 250 20 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 105 45  

 2SK2789 100 27 60 ⎯ ⎯ ⎯ 130 ⎯ ⎯ 85 50  

 2SK2401 200 15 75 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 180 40  

 2SK3625 200 25 125 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 82 44  

 2SK2598 250 13 60 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 250 40  

TO-220FL 

 
(mm) 

TO-220SM 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2993 250 20 100 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 105 100  

 2SK2314 100 27 75 ⎯ ⎯ ⎯ 130 ⎯ ⎯ 85 50  

TO-220AB 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2914 250 7.5 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 500 20  

 2SK2391 100 20 35 ⎯ ⎯ ⎯ 130 ⎯ ⎯ 85 50  
 2SK2882 150 18 45 ⎯ ⎯ ⎯ 180 ⎯ ⎯ 120 57  
 2SK2013 180 1 25 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5000 ⎯  
 2SK2381 200 5 25 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 10  
 2SK2350 200 8.5 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 400 17  
 2SK2965 200 11 35 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 260 30  
 2SK2382 200 15 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 180 40  
 2SK2417 250 7.5 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 500 20  
 2SK2508 250 13 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 250 40  

TO-220NIS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3994 250 20 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 105 45  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W) VGS  

= 1.8 V
VGS  

= 2.0 V
VGS  

= 2.5 V VGS = 4 V VGS  
= 4.5 V VGS = 7 V VGS 

 = 10 V

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 TK40A08K3 75 ⎯ 40 35 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 9 80  

 TK60A08J1 75 ⎯ 60 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 9.3 ⎯ 7.8 86  

 TK80A08K3 75 ⎯ 80 40 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4.5 175  

 TK8A10K3 100 ±20 8 18 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 120 12.9  

 TK12A10K3 100 ±20 12 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 80 18  

 TK25A10K3 100 ⎯ 25 25 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 40 34  

 TK40A10J1 100 ⎯ 40 40 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 17 ⎯ 15 76  

 TK40A10K3 100 ⎯ 40 40 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 15 85  

TO-220SIS 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK55A10J1 100 ⎯ 55 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 12 ⎯ 10.5 110  

 TK60D08J1 75 ⎯ 60 140 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 9.3 ⎯ 7.8 86  

 TK80D08K3 75 ⎯ 80 100 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4.5 175  

 TK40D10J1 100 ⎯ 40 100 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 17 ⎯ 15 76  

TO-220(W) 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK55D10J1 100 ⎯ 55 140 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 12 ⎯ 10.5 110  

 2SK3940 75 ⎯ 70 150 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 7 200  

 2SK1381 100 ⎯ 50 150 ⎯ ⎯ ⎯ 46 ⎯ ⎯ 32 88  

 2SK1529 180 ⎯ 10 120 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 830 ⎯  

 2SK3497 180 ⎯ 10 130 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 150 ⎯ 36  

 2SK3176 200 ⎯ 30 150 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 52 125  

TO-3P(N) 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2967 250 ⎯ 30 150 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 68 132  

 2SK2467 180 ⎯ 9 80 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 830 ⎯  
TO-3P(N)IS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2995 250 ⎯ 30 90 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 68 132  

 2SK1382 100 ⎯ 60 200 ⎯ ⎯ ⎯ 29 ⎯ ⎯ 20 176  

TO-3P(L) 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK1530 200 ⎯ 12 150 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 625 ⎯  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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250 V < VDSS≦700 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) 

RDS(ON) Max (Ω) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) 

VGS = 10 V 
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

PW-Mini 

 
(mm) 

Nch Single  2SK3471  500 0.5 1.5 18 3.8  

LSTM 

 
(mm) 

Nch Single  2SK2998  500 0.5 0.9 18 3.8  

 2SK3374  450 1 1.3 4.6 5  

 2SK3302  500 0.5 1.3 18 3.8  

 2SK2599  500 2 1.3 3.2 9  

TPS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2846  600 2 1.3 5.0 9  

 2SK3498  400 1 20 5.5 5.7  

 2SK3472  450 1 20 4.6 5  

 2SK3373  500 2 20 3.2 9  

 2SK3371  600 1 20 9.0 9  

PW-Mold 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2865  600 2 20 5.0 9  

New PW-Mold 

 
(mm) 

Nch Single  2SK4103  500 5 40 1.5 16  

 2SK4023  450 1 20 4.6 5  

 2SK4026  600 1 20 9.0 9  

 2SK4002  600 2 20 5.0 9  

 TK2Q60D  600 2 60 4.3 7  

New PW-Mold2 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK4003  600 3 20 2.2 15  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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RDS(ON) Max (Ω) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) 

VGS = 10 V 
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

DP 

 
(mm) 

Nch Single  2SK3863  500 5 35 1.5 16  

 TK4P50D  500 4 80 2 9  
 TK5P50D  500 5 80 1.5 11  
 TK7P50D  500 7 100 1.22 12  
 TK5P53D  525 5 80 1.5 11  
 TK6P53D  525 6 100 1.3 12  
 TK4P55D  550 4 80 1.88 11  
 TK4P55DA  550 3.5 80 2.45 9  
 TK2P60D  600 2 60 4.3 7  
 TK4P60DA  600 3.5 80 2.2 11  

DPAK 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK4P60DB  600 3.7 80 2 11  
 TK10X40D  400 10 125 0.55 20  
 2SK3544  450 13 100 0.4 34  
 2SK3466  500 5 50 1.5 17  
 2SK3538  500 8 65 0.85 30  
 2SK3398  500 12 100 0.52 45  
 TK12X53D  525 12 150 0.58 25  
 2SK3438  600 10 80 1.0 28  
 TK12X60U  600 12 100 0.4 14  
 TK15X60U  600 15 125 0.3 17  

TFP 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK20X60U  600 20 150 0.19 27  
 2SK2838  400 5.5 40 1.2 17  

 2SK2949  400 10 80 0.55 34  

 2SK3309  450 10 65 0.65 23  

 2SK3403  450 13 100 0.4 34  

 2SK2991  500 5 50 1.5 17  

 2SK3417 # 500 5 50 1.8 17  

 2SK2776  500 8 65 0.85 30  

 2SK3068  500 12 100 0.52 45  

 2SK2777  600 6 65 1.25 30  

 2SK3312  600 6 65 1.25 22  

 2SK2889  600 10 100 0.75 45  

 2SK3399  600 10 100 0.75 35  

TO-220FL 

 
(mm) 

TO-220SM 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3437  600 10 80 1.0 28  

 2SK2841  400 10 80 0.55 34  

 2SK2542  500 8 80 0.85 30  

 2SK3085  600 3.5 75 2.2 20  

TO-220AB 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2866  600 10 125 0.75 45  

 2SK2679  400 5.5 35 1.2 17  

 2SK2952  400 8.5 40 0.55 34  

 2SK3310  450 10 40 0.65 23  

 2SK3743  450 13 40 0.4 34  

 2SK3313 # 500 12 40 0.62 45  

TO-220NIS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3265  700 10 45 1.0 53  

#: HSD タイプ 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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250 V < VDSS≦700 V (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) (つづき) 

RDS(ON) Max (Ω) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) 

VGS = 10 V 
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 2SK3757  450 2 30 2.45 9  
 2SK3766  450 2 30 2.45 8  
 2SK3869  450 10 40 0.68 28  
 TK13A45D  450 13 45 0.46 25  
 2SK3935  450 17 50 0.25 62  
 TK4A50D  500 4 30 2.0 9  
 2SK3563  500 5 35 1.5 16  
 2SK3868 # 500 5 35 1.7 16  
 TK4A50D  500 4 30 2 9  
 TK5A50D  500 5 35 1.5 11  
 TK6A50D  500 6 35 1.4 11  
 TK7A50D  500 7 35 1.22 12  
 2SK3561  500 8 40 0.85 28  
 2SK4042 # 500 8 40 0.97 28  
 TK8A50D  500 8 40 0.85 16  
 TK10A50D  500 10 45 0.72 20  
 TK11A50D  500 11 45 0.6 38  
 2SK3568  500 12 40 0.52 42  
 TK12A50D  500 12 45 0.52 25  
 TK13A50DA  500 12.5 45 0.47 28  
 2SK4012  500 13 45 0.4 50  
 TK13A50D  500 13 45 0.4 32  
 2SK3934  500 15 50 0.3 62  
 TK15A50D  500 15 50 0.3 40  
 TK18A50D  500 18 50 0.27 45  
 TK5A53D  525 5 35 1.5 11  
 TK6A53D  525 6 35 1.3 12  
 TK12A53D  525 12 45 0.58 25  
 TK4A55DA  550 3.5 30 2.45 9  
 TK4A55D  550 4 35 1.88 11  
 TK5A55D  550 5 35 1.7 11  
 TK6A55DA  550 5.5 35 1.48 12  
 TK8A55DA  550 7.5 40 1.07 16  
 TK9A55DA  550 8.5 40 0.86 20  
 TK11A55D  550 11 45 0.63 25  
 TK12A55D  550 12 45 0.57 28  
 TK13A55DA  550 12.5 45 0.48 38  
 TK14A55D  550 14 50 0.37 40  
 2SK3767  600 2 25 4.5 9  
 TK3A60DA  600 2.5 30 2.8 9  
 2SK3567  600 3.5 35 2.2 16  
 TK4A60DA  600 3.5 35 2.2 11  
 TK4A60DB  600 3.7 35 2 11  
 TK4A60D  600 4 35 1.7 12  
 2SK3562  600 6 40 1.25 28  
 2SK3947 # 600 6 40 1.4 28  
 TK6A60D  600 6 40 1.25 16  
 2SK3667  600 7.5 45 1.0 33  
 TK8A60DA  600 7.5 45 1.0 20  
 2SK3569  600 10 45 0.75 42  
 2SK4015 # 600 10 45 0.86 42  
 TK10A60D  600 10 45 0.75 25  
 TK11A60D  600 11 45 0.65 28  
 TK12A60D  600 12 45 0.55 38  
 TK12A60U  600 12 35 0.4 14  
 2SK3797  600 13 50 0.43 62  
 2SK4016 # 600 13 50 0.5 62  
 TK13A60D  600 13 40 0.43 40  
 TK15A60D  600 15 50 0.37 45  
 TK15A60U  600 15 40 0.30 17  
 TK20A60U  600 20 45 0.19 27  
 TK5A65D  650 5 40 1.43 16  
 TK6A65D  650 6 45 1.11 20  
 TK8A65D  650 8 45 0.84 25  

TO-220SIS 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK13A65U  650 13 40 0.38 17  
#: HSD タイプ 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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RDS(ON) Max (Ω) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) 

VGS = 10 V 
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 TK12D60U  600 12 144 0.4 14  

 TK15D60U  600 15 170 0.3 17  

 TK20D60T  600 20 190 0.19 30  

TO-220(W) 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK20D60U  600 20 190 0.19 27  

 2SK3904  450 19 150 0.26 62  
 2SK2601  500 10 125 1.0 30  
 2SK3314 # 500 15 150 0.49 58  
 2SK4107  500 15 150 0.4 48  
 TK15J50D  500 15 210 0.4 32  
 2SK3905  500 17 150 0.31 62  
 2SK4108  500 20 150 0.27 62  
 TK20J50D  500 20 280 0.27 45  
 2SK3907  500 23 150 0.24 60  
 2SK3936 # 500 23 150 0.25 60  
 TK12J55D  550 12 190 0.57 28  
 TK16J55D  550 16 250 0.37 40  
 2SK2602  600 6 125 1.25 30  
 2SK2699  600 12 150 0.65 58  
 TK12J60U  600 12 144 0.4 14  
 2SK3903  600 14 150 0.44 62  
 TK15J60T  600 15 170 0.30 21  
 TK15J60U  600 15 170 0.3 17  
 2SK3906 # 600 20 150 0.33 60  
 2SK3911  600 20 150 0.30 60  
 TK20J60T  600 20 190 0.19 30  
 TK20J60U  600 20 190 0.19 27  

TO-3P(N) 

 
(mm) 

Nch Single 

 TK40J60T  600 40 400 0.08 67  

 2SK2916  500 14 80 0.4 58  

 2SK2917  500 18 90 0.27 80  

 2SK2953  600 15 90 0.4 80  

TO-3P(N)IS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3453  700 10 80 1.0 53  

 2SK1486  300 32 200 0.095 140  

 2SK1544  500 25 200 0.2 150  

 2SK3131 # 500 50 250 0.11 280  

TO-3P(L) 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3132  500 50 250 0.095 280  

#: HSD タイプ 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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700 V < VDSS (パワーMOSFET)  (Nch MOSFET) 

RDS(ON) Max (Ω) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) 

VGS = 10 V 
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

PW-Mold 

 
(mm) 

Nch Single  2SK3301  900 1 20 20 6  

DP 

 
(mm) 

Nch Single  2SK2845  900 1 40 9.0 15  

 2SK2883  800 3 75 3.6 25  

 2SK2884  800 5 100 2.2 34  

TO-220FL 

 
(mm) 

TO-220SM 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK1930  1000 4 80 3.8 60  

TO-220SM 

 
(mm) 

Nch Single  2SK3879  800 6.5 80 1.7 35  

 2SK2603  800 3 100 3.6 25  

 2SK2733  900 1 60 9.0 15  

 2SK2608  900 3 100 4.3 25  

TO-220AB 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK1119  1000 4 100 3.8 60  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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RDS(ON) Max (Ω) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) 

VGS = 10 V 
Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 2SK4013  800 6 45 1.7 45  
 2SK3566  900 2.5 40 6.4 12  
 2SK3564  900 3 40 4.3 17  
 2SK3798  900 4 40 3.5 26  
 2SK3565  900 5 45 2.5 28  
 2SK3742  900 5 45 2.5 25  
 2SK4014  900 6 45 2.0 45  

TO-220SIS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK3799  900 8 50 1.3 62  
 2SK3633  800 7 150 1.7 35  
 2SK2607  800 9 150 1.2 68  
 2SK2719  900 3 125 4.3 25  
 2SK3700  900 5 150 2.5 28  
 2SK4115  900 7 150 2.0 45  
 2SK3473  900 9 150 1.6 38  
 2SK3878  900 9 150 1.3 62  
 2SK2968  900 10 150 1.25 70  
 2SK4207  900 13 150 0.95 45  
 2SK1359  1000 5 125 3.8 60  

TO-3P(N) 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK2613  1000 8 150 1.7 65  

 2SK3880  800 6.5 80 1.7 35  

 2SK2606  800 8 85 1.2 68  

 2SK2847  900 8 85 1.4 58  

 2SK3017  900 8.5 90 1.25 70  

TO-3P(N)IS 

 
(mm) 

Nch Single 

 2SK1365  1000 7 90 1.8 120  

TO-3P(L) 

 
(mm) 

Nch Single  2SK1489  1000 12 200 1.0 110  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Pch MOSFET) 

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS 

(V) 
VGSS 
(V) 

ID 
(A) VGS =1.2 V VGS =1.5 V VGS =1.8 V VGS =2.5 V VGS =4.0 V VGS =4.5 V 

Ciss 
(pF) 

内部構成 FET 内部

接続

CST3B 

 
(mm) 

Pch SSM3J46CTB ** −20 ±8 −2 ⎯ 250 178 133 ⎯ 103 290 ⎯ ⎯ 

SSM6J212FE ** −20 ±8 −3.3 ⎯ 108 73.7 45.6 ⎯ 43.4 834 ⎯  
SSM6J53FE  −20 ±8 −1.8 ⎯ 364 204 136 ⎯ ⎯ 568 ⎯  
SSM6J206FE  −20 ±8 −2.0 ⎯ ⎯ 320 186 130 ⎯ 335 ⎯  
SSM6J205FE  −20 ±8 −0.8 ⎯ ⎯ 460 306 234 ⎯ 250 ⎯  
SSM6J26FE  −20 ±8 −0.5 ⎯ ⎯ 980 330 230 ⎯ 250 ⎯  
SSM6J23FE  −12 ±8 −1.2 ⎯ ⎯ ⎯ 210 160 ⎯ 420 ⎯  
SSM6J25FE  −20 ±12 −0.5 ⎯ ⎯ ⎯ 430 260 ⎯ 218 ⎯  

Pch 

SSM6J207FE  −30 ±20 −1.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 491 ⎯ 137 ⎯  

ES6 

 

0.55 

1.6
 

1.6 
 

(mm) 

Pch + Pch SSM6P41FE * −20 ±8 −0.72 ⎯ 1040 670 440 ⎯ 300 110 ⎯ (1) 
SSM3J132TU ** −12 ±5 −5 100 40.4 28.3 21.4 ⎯ 17.8 2700 ⎯  
SSM3J130TU * −20 ±8 −4.4 ⎯ 63.2 41.1 31.0 ⎯ 25.8 1800 ⎯  
SSM3J120TU  −20 ±8 −4.0 ⎯ 140 78 49 38 ⎯ 1484 ⎯  
SSM3J129TU * −20 ±8 −4.6 ⎯ 137 88 62 ⎯ 46 640 ⎯  
SSM3J115TU  −20 ±8 −2.2 ⎯ 353 193 125 98 ⎯ 568 ⎯  
SSM3J114TU  −20 ±8 −1.8 ⎯ 526 321 199 149 ⎯ 331 ⎯  
SSM3J113TU  −20 ±12 −1.7 ⎯ ⎯ 449 (@2.0 V) 249 169 ⎯ 370 ⎯  
SSM3J111TU  −20 ±12 −1.0 ⎯ ⎯ ⎯ 680 480 ⎯ 160 ⎯  
SSM3J117TU  −30 ±20 −2.0 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 225 ⎯ 280 ⎯  
SSM3J118TU  −30 ±20 −1.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 480 ⎯ 137 ⎯  

UFM 

 

0.7 

2.1
 

2.0 
 

(mm) 

Pch 

SSM3J112TU  −30 ±20 −1.1 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 790 ⎯ 86 ⎯  
SSM6J409TU * −20 ±8 −9.5 ⎯ 72.3 46.2 30.2 ⎯ 22.1 1100 ⎯  
SSM6J51TU  −12 ±8 −4.0 ⎯ 150 85 54 ⎯ ⎯ 1700 ⎯  
SSM6J21TU  −12 ±12 −3.0 ⎯ ⎯ ⎯ 88 50 ⎯ 1300 ⎯  
SSM6J50TU  −20 ±10 −2.5 ⎯ ⎯ 205 (@2.0 V) 100 ⎯ 64 800 ⎯  
SSM6J401TU  −30 ±20 −2.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 145 ⎯ 730 ⎯  

Pch 

SSM6J402TU  −30 ±20 −2.0 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 225 ⎯ 280 ⎯  
SSM6P54TU  −20 ±8 −1.2 ⎯ 555 350 228 ⎯ ⎯ 331 ⎯ 
SSM6P39TU  −20 ±8 −1.5 ⎯ ⎯ 430 294 213 ⎯ 250 ⎯ 
SSM6P28TU  −20 ±8 −0.8 ⎯ ⎯ 460 306 234 ⎯ 250 SSM6J205FE x 2
SSM6P26TU  −20 ±8 −0.5 ⎯ ⎯ 980 330 230 ⎯ 250 SSM6J26FE x 2
SSM6P25TU  −20 ±12 −0.5 ⎯ ⎯ ⎯ 430 260 ⎯ 218 SSM6J25FE x 2

UF6 

 

0.7 

2.
1 

2.0 
 

(mm) Pch x 2 

SSM6P40TU  −30 ±20 −1.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 403 ⎯ 120 ⎯ 

(1) 

SSM6J08FU  −20 ±12 −1.3 ⎯ ⎯ 460 (@2.0 V) 260 180 ⎯ 370 ⎯  

SSM6J06FU  −20 ±12 −0.65 ⎯ ⎯ ⎯ 700 500 ⎯ 160 ⎯  

US6 

 

0.9 

2.
1 

2.0 
 

(mm) 

Pch 

SSM6J07FU  −30 ±20 −0.8 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 ⎯ 130 ⎯  

SSM3J307T  −20 ±8 −5 ⎯ 83 56 40 ⎯ 31 1170 ⎯  
SSM3J321T  −20 ±8 −5.2 ⎯ 137 88 62 ⎯ 46 640 ⎯  
SSM3J326T * −30 ±12 −5.6 ⎯ ⎯ 115 62.5 ⎯ 45.7 650 ⎯  
SSM3J312T  −12 ±8 −2.7 ⎯ ⎯ 237 142 91 ⎯ 550 ⎯  
SSM3J313T  −20 ±8 −1.6 ⎯ ⎯ 640 396 268 ⎯ 170 ⎯  
SSM3J01T  −30 ±10 −1.7 ⎯ ⎯ ⎯ 600 400 ⎯ 240 ⎯  
SSM3J02T  −30 ±10 −1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 700 500 ⎯ 150 ⎯  
SSM3J314T  −30 ±20 −3.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 100  505 ⎯  
SSM3J14T  −30 ±20 −2.7 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 170  413 ⎯  
SSM3J306T  −30 ±20 −2.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 225  280 ⎯  

TSM 

 

2.
8 

2.9 0.7 
 

(mm) 

Pch 

SSM3J305T  −30 ±20 −1.7 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 477  137 ⎯  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 
 **: 開発中 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) 

Q2 

Q1 
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 RDS(ON) Max (mΩ) 
 パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W) VGS 

= 1.5 V
VGS 

= 1.8 V
VGS 

= 2.0 V
VGS 

= 2.5 V
VGS  
= 4 V 

VGS  
= 4.5 V 

VGS  
= 7 V 

VGS  
= 10 V 

Ciss
(pF)

Qg (nC)
(標準)

内部

接続
 

 S-MINI 
 

2.5
 

2.9 

1.
5  

 
(mm) 

Pch SSM3J325F ** −20 ±8 −2 ⎯ 311 231 ⎯ 179 ⎯ 150 ⎯ ⎯ 270 ⎯ ⎯  

 SOT-23F 

 

2.
4 

2.9 0.8 
 

(mm) 

Pch SSM3J327R * −20 ±8 −3.9 ⎯ 240 168 ⎯ 123 ⎯ 93 ⎯ ⎯ 290 ⎯ ⎯  

TPCF8101 −12 ±8 −6 2.5 ⎯ 85 ⎯ 40 ⎯ 28 ⎯ ⎯ ⎯ 18 (2) ①

TPCF8103 −20 ±8 −2.7 2.5 ⎯ 300 ⎯ 160 ⎯ 110 ⎯ ⎯ ⎯ 6 (2) ①

TPCF8102 −20 ±8 −6 2.5 ⎯ 90 ⎯ 41 ⎯ 30 ⎯ ⎯ ⎯ 19 (2) ①

TPCF8105 −20 ±12 −6 2.5 ⎯ 100 ⎯ 45 ⎯ 31 ⎯ ⎯ ⎯ 17 (4) ①

Pch Single 

TPCF8104 −30 ±20 −6 2.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 38 ⎯ 28 ⎯ 34 (2) ①

TPCF8301 −20 ±8 −2.7 1.35 ⎯ 300 ⎯ 160 ⎯ 110 ⎯ ⎯ ⎯ 6 (3) ①

TPCF8302 −20 ±10 −3 1.35 ⎯ 200 ⎯ 95 ⎯ 59 ⎯ ⎯ ⎯ 11 (3) ①

TPCF8303 −20 ±8 −3 1.35 ⎯ 250 ⎯ 87 ⎯ 58 ⎯ ⎯ ⎯ 11 (3) ①

① 

VS-8 

 
(mm) 

Pch Dual 

TPCF8304 −30 ±20 −3.2 1.35 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 105 ⎯ 72 ⎯ 14 (3) ①

TPC6103 −12 ±8 −5.5 2.2 ⎯ 90 ⎯ 55 ⎯ 35 ⎯ ⎯ ⎯ 20 (1) ①

TPC6105 −20 ±8 −2.7 2.2 ⎯ 300 ⎯ 160 ⎯ 110 ⎯ ⎯ ⎯ 6 (1) ①

TPC6107 −20 ±12 −4.5 2.2 ⎯ ⎯ 180 100 ⎯ 55 ⎯ ⎯ ⎯ 9.8 (1) ①

TPC6111 −20 ±8 −5.5 2.2 ⎯ 80 ⎯ 57 ⎯ 40 ⎯ ⎯ ⎯ 10 (1) ①

TPC6108 −30 ±20 −4.5 2.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 100 ⎯ 60 ⎯ 13 (1) ①

TPC6110 −30 −25/+20 −4.5 2.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 77 ⎯ 56 ⎯ 14 (1) ①

① 

VS-6 

 
(mm) 

Pch Single 

TPC6109-H −30 ±20 −5 2.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 83 ⎯ 59 ⎯ 12.6 (1) ①

TPCP8101 −20 ±8 −5.6 1.68 ⎯ 90 ⎯ 41 ⎯ 30 ⎯ ⎯ ⎯ 19 (4) ①

TPCP8102 −20 ±12 −7.2 1.68 ⎯ ⎯ 80 30 ⎯ 18 ⎯ ⎯ ⎯ 33 (4) ①Pch Single 
TPCP8103-H −40 ±20 −4.8 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 54 ⎯ 40 ⎯ 19 (4) ①

TPCP8303 −20 ±8 −3.8 1.48 144 90 ⎯ 60 ⎯ 46 ⎯ ⎯ ⎯ 10 (3) ①

TPCP8301 −20 ±12 −5 1.48 ⎯ ⎯ ⎯ 60 ⎯ 31 ⎯ ⎯ ⎯ 20 (3) ①

① 

PS-8 

 
(mm) 

Pch Dual 
TPCP8302 −20 ±12 −5 1.48 ⎯ 95 ⎯ 45 33 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 20 (3) ①

TPCS8105 −30 ±20 −10 1.1 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 19.5 ⎯ ⎯ 13.5 ⎯ 107 (4) ①
Pch Single 

TPCS8104 −30 ±20 −11 1.1 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 18 ⎯ ⎯ 12 ⎯ 107 (6) ①

TPCS8302 −20 ±12 −5 1.1 ⎯ ⎯ 95 60 35 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 28.5 (5) ①

① 

TSSOP-8 

 
(mm) 

Pch Dual 
TPCS8303 −20 ±12 −5 1.1 ⎯ ⎯ 80 30 ⎯ 21 ⎯ ⎯ ⎯ 33 (5) ①

TPCC8102 −30 ±20 −15 26 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 33.2 ⎯ ⎯ 18.9 ⎯ 26 (4) ①

TPCC8103 −30 ±20 −18 27 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 25 ⎯ ⎯ 12 ⎯ 38 (4) ①

TPCC8104 −30 −25/+20 −20 27 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 12.4 ⎯ 8.8 ⎯ 58 (4) ①

① 

TSON Advance  

 
(mm) 

Pch Single 

TPCC8105 −30 −25/+20 −23 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 10.4 ⎯ 7.8 ⎯ 76 (4) ①

① 

TSSOP Advance 

 
(mm) 

Pch Single TPCM8102 −30 ±20 −25 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 16 ⎯ ⎯ 7.7 ⎯ 60 (4) ①

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 6 4 

1 2 3 

5 

 

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

 8 6

1 2 3

7 5

4  

 5678

1 2 3 4  

 5 6 78

1 2 3 4  

注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Pch MOSFET) (つづき) 

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W) VGS 

= 1.8 V
VGS 

= 2.0 V
VGS 

= 2.5 V
VGS  

= 4 V 
VGS  

= 4.5 V 
VGS  

= 7 V 
VGS 

= 10 V

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 TPC8115 −20 ±8 −10 1.9 300 ⎯ 14 ⎯ 10 ⎯ ⎯ 115 (1) 
 TPC8109 −30 ±20 −10 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 30 ⎯ ⎯ 20 45 (1) 
 TPC8119 −30 ±20 −10 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 28 ⎯ ⎯ 13 40 (1) 
 TPC8111 −30 ±20 −11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 18 ⎯ ⎯ 12 107 (1) 
 TPC8121 −30 ±20 −11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 24 ⎯ ⎯ 12 42 (1) 
 TPC8113 −30 ±20 −11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 18 ⎯ ⎯ 10 107 (1) 
 TPC8126 −30 −25/+20 −11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 14 ⎯ 10 56 (1) 
 TPC8123 −30 −25/+20 −11 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 12.5 ⎯ 9 68 (1) 
 TPC8122 −30 ±20 −12 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 16.5 ⎯ ⎯ 8 62 (1) 
 TPC8107 −30 ±20 −13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 15 ⎯ ⎯ 7 130 (1) 
 TPC8112 −30 ±20 −13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 14 ⎯ ⎯ 6 130 (1) 
 TPC8118 −30 ±20 −13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 15 ⎯ ⎯ 7 65 (1) 
 TPC8127 −30 −25/+20 −13 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 8.9 ⎯ 6.5 92 (1) 
 TPC8128 −30 −25/+20 −16 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 6.9  5 115 (1) 
 TPC8114 −30 ±20 −18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 6.8 ⎯ ⎯ 4.5 180 (1) 
 TPC8117 −30 ±20 −18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 7.9 ⎯ ⎯ 3.9 130 (1) 
 TPC8120 −30 −25/+20 −18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 42 ⎯ 3.2 180 (1) 
 TPC8116-H −40 ±20 −7.5 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 37 ⎯ 30 27 (1) 
 TPC8110 −40 ±20 −8 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ 35 ⎯ ⎯ 25 48 (1) 

SOP-8 

 
(mm) 

Pch Single 

 TPC8124 −40 −25/+20 −12 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 10 ⎯ 8 104 (1) 
 TPCA8105 −12 ±8 −6 20 92 ⎯ 51 ⎯ 33 ⎯ ⎯ 18 (1) 
 TPCA8109 −30 −25/+20 −12 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 13 ⎯ 9 56 (1) 
 TPCA8102 −30 ±20 −40 45 ⎯ ⎯ ⎯ 14 ⎯ ⎯ 6 109 (1) 
 TPCA8103 −30 ±20 −40 45 ⎯ ⎯ ⎯ 6.8 ⎯ ⎯ 4.2 184 (1) 
 TPCA8106 −30 ±20 −40 45 ⎯ ⎯ ⎯ 7.8 ⎯ ⎯ 3.7 130 (1) 
 TPCA8107-H −40 ±20 −7.5 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 37 ⎯ 30 27 (1) 
 TPCA8108 −40 ±20 −40 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 9.5 100 (1) 

SOP Advance 

 
(mm) 

Pch Single 

 TPCA8104 −60 ±20 −40 45 ⎯ ⎯ ⎯ 24 ⎯ ⎯ 16 90 (1) 

 2SJ360 −60 ⎯ −1 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 1200 ⎯ ⎯ 730 6.5  
PW-Mini 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ508 −100 ⎯ −1 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 2500 ⎯ ⎯ 1900 6.3  

 2SJ537 −50 ⎯ −5 0.9 ⎯ ⎯ ⎯ 340 ⎯ ⎯ 190 18  

 2SJ507 −60 ⎯ −1 0.9 ⎯ ⎯ ⎯ 1000 ⎯ ⎯ 700 5.6  

LSTM 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ509 −100 ⎯ −1 0.9 ⎯ ⎯ ⎯ 2500 ⎯ ⎯ 1900 6.3  

 2SJ378 −60 ⎯ −5 1.3 ⎯ ⎯ ⎯ 280 ⎯ ⎯ 190 22  

TPS 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ669 −60 ⎯ −5 1.2 ⎯ ⎯ ⎯ 250 ⎯ ⎯ 170 15  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) 
 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  
(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) VGSS (V) ID (A) PD (W) VGS  

= 1.8 V
VGS  

= 2.0 V
VGS  

= 2.5 V VGS = 4 V VGS  
= 4.5 V VGS = 7 V VGS  

= 10 V 

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

 2SJ439 −16 ⎯ −5 20 ⎯ ⎯ 280 200 ⎯ ⎯ ⎯ 24  

 2SJ668 −60 ⎯ −5 20 ⎯ ⎯ ⎯ 250 ⎯ ⎯ 170 15  

 2SJ338 −180 ⎯ −1 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5000 ⎯  

 2SJ567 −200 ⎯ −2.5 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 2000 10  

PW-Mold 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ610 −250 ⎯ −2 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 2550 24  

New PW-Mold2 

 
(mm) 

Pch Single  2SJ680 −200 ⎯ −2.5 20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 2000 10  

 2SJ619 −100 ⎯ −16 75 ⎯ ⎯ ⎯ 320 ⎯ ⎯ 210 48  
TFP 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ620 −100 ⎯ −18 125 ⎯ ⎯ ⎯ 120 ⎯ ⎯ 90 140  

 2SJ312 −60 ⎯ −14 40 ⎯ ⎯ ⎯ 190 ⎯ ⎯ 120 45  

 2SJ401 −60 ⎯ −20 100 ⎯ ⎯ ⎯ 90 ⎯ ⎯ 45 90  

 2SJ402 −60 ⎯ −30 100 ⎯ ⎯ ⎯ 60 ⎯ ⎯ 38 110  

TO-220FL 

 
(mm) 

TO-220SM 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ412 −100 ⎯ −16 60 ⎯ ⎯ ⎯ 320 ⎯ ⎯ 210 48  

 2SJ438 −60 ⎯ −5 25 ⎯ ⎯ ⎯ 280 ⎯ ⎯ 190 22  
 2SJ304 −60 ⎯ −14 40 ⎯ ⎯ ⎯ 190 ⎯ ⎯ 120 45  
 2SJ349 −60 ⎯ −20 35 ⎯ ⎯ ⎯ 90 ⎯ ⎯ 45 90  
 2SJ334 −60 ⎯ −30 45 ⎯ ⎯ ⎯ 60 ⎯ ⎯ 38 110  
 2SJ380 −100 ⎯ −12 35 ⎯ ⎯ ⎯ 320 ⎯ ⎯ 210 48  
 2SJ464 −100 ⎯ −18 45 ⎯ ⎯ ⎯ 120 ⎯ ⎯ 90 140  
 2SJ313 −180 ⎯ −1 25 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5000 ⎯  
 2SJ407 −200 ⎯ −5 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 1000 20  
 2SJ512 −250 ⎯ −5 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 1250 22  

TO-220NIS 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ516 −250 ⎯ −6.5 35 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 29  

 TJ70A06J3 −60 ⎯ −70 54 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 10 ⎯ 8 246  

 TJ11A10M3 −100 ±20 −11 24 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 130 69  

TO-220SIS 

 
(mm) 

Pch Single 

 TJ20A10M3 −100 ⎯ −20 35 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 90 120  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Pch MOSFET) (つづき) 

RDS(ON) Max (mΩ) 
パッケージ 極性 品  番 VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS  

= 1.8 V
VGS  

= 2.0 V
VGS  

= 2.5 V VGS = 4 V VGS  
= 4.5 V VGS = 7 V VGS  

= 10 V 

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

TO-220SM(W) 

 
(mm) 

Pch Single  TJ120F06J3 −60 −120 300 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 8 258  

 2SJ200 −180 −10 120 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 830 ⎯  
TO-3P(N) 

 
(mm) 

Pch Single 

 2SJ618 −180 −10 130 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 370 ⎯ 35  

TO-3P(N)IS 

 
(mm) 

Pch Single  2SJ440 −180 −9 80 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 830 ⎯  

TO-3P(L) 

 
(mm) 

Pch Single  2SJ201 −200 −12 150 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 625 ⎯  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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VDSS≦60 V (パワーMOSFET)  (Nch ,Pch コンプリ) 

 RDS(ON) Max (mΩ) 
 パッケージ 極性 品  番 VDSS 

(V) 
VGSS 
(V) 

ID 
(A) VGS = 

1.5 V
VGS = 
1.8 V VGS = 2.5 V VGS = 4.0 V VGS = 

4.5 V
VGS = 
10 V 

Ciss 
(pF) 

Qg (nC) 
(標準) 内部構成 FET 内部

接続

 20 ±10 1.6 247 190 139 119 ⎯ ⎯ 265  (1) 
 

SSM6L39TU  
−20 ±8 −1.5 ⎯ 430 294 213 ⎯ ⎯ 250  

SSM6N39TU 
+ SSM6P39TU (1) 

 20 ±12 0.8 ⎯ 235 178 143 ⎯ ⎯ 268  (1) 
 

SSM6L13TU  
−20 ±8 −0.8 ⎯ 460 306 234 ⎯ ⎯ 250  

SSM3K102TU  
+ SSM3J108TU (1) 

 20 ±12 0.5 ⎯ 395 190 145 ⎯ ⎯ 268  (1) 
 

SSM6L10TU  
−20 ±8 −0.5 ⎯ 980 330 230 ⎯ ⎯ 250  

SSM6K25FE 
+ SSM6J26FE (1) 

 20 ±12 0.5 ⎯ 395 190 145 ⎯ ⎯ 268  (1) 
 

SSM6L11TU  
−20 ±12 −0.5 ⎯ ⎯ 430 260 ⎯ ⎯ 218  

SSM6K25FE 
+ SSM6J25FE (1) 

 30 ±12 0.5 ⎯ ⎯ 180 145 ⎯ ⎯ 245  (1) 
 

SSM6L12TU  
−20 ±12 −0.5 ⎯ ⎯ 430 260   218  

SSM6K24FE 
+ SSM6J25FE (1) 

 30 ±20 1.6 ⎯ ⎯ ⎯ 182 ⎯ ⎯ 180  (1) 
 

SSM6L40TU  
−30 ±20 −1.4 ⎯ ⎯ ⎯ 403 ⎯ ⎯ 120  

SSM6N40TU 
+ SSM6P40TU (1) 

 20 ±10 0.1 15 Ω ⎯ 4.0 Ω 3.0 Ω ⎯ ⎯ 9.3  SSM3K16FU (2) 
 

SSM6E03TU  
−20 ±8 −1.8 ⎯ 335 180 144 ⎯ ⎯ 335  SSM3J109TU (2) 

 20 ±10 0.1 15 Ω ⎯ 4.0 Ω 3.0 Ω ⎯ ⎯ 9.3  SSM3K16FU (3) 
 

SSM6E02TU  
−20 ±8 −1.8 364 204 136 ⎯ ⎯ ⎯ 568  ⎯ (3) 

 20 ±10 0.05 ⎯ ⎯ 10 Ω ⎯ ⎯ ⎯ 11  SSM3K04FE (3) 
 

UF6 

 

0.7 

2.
1 

2.0 
 

(mm) 

Nch + Pch 

SSM6E01TU  
−12 ±12 −1 ⎯ ⎯ 240 160 ⎯ ⎯ 310  ⎯ (4) 

① 

 
VS-8 

 
(mm) 

 

Nch + Pch TPCF8402  30/−30 ±20/±20 4/−3.2 1.35 ⎯ ⎯ 77/105 ⎯ 50/72 ⎯ 10/14 ⎯ (4) ①

TPCP8402  30/−30 ±20/±20 4.2/−3.4 1.48 ⎯ ⎯ ⎯ 77/105 50/72 ⎯ 10/14 ⎯ (4) ①

TPCP8404  30/−30 ±20/±20 4/−4 1.48 ⎯ ⎯ ⎯ 80/80 50/50 
⎯ 

4.6/13 ⎯ (4) ①① 

PS-8 

 
(mm) 

Nch + Pch 

TPCP8403  40/−40 ±20/±20 4.7/−3.4 1.48 ⎯ ⎯ ⎯ 60/105 40/70 ⎯ 16/15 ⎯ (4) ①

TPCP8405  30/−30 ±20/±20 6/−4.5 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 33/42 26/33 ⎯ 27/40 ⎯ (4) ①

① 

SOP-8 

 
(mm) 

Nch + Pch 

TPCP8406-H  40/−40 ±20/±20 6.5/−6.5 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 35/37 27/30 ⎯ 11/27 ⎯ (4) ①

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) (3) (4) 

Q2 

Q1 

 

Q2 

Q1 

 

Q1 

Q2 

 

 8 6

1 2 3

7 5

4  
(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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(Load SW)  

 RDS(ON) Max (mΩ) 
 パッケージ 極性 品  番 VDSS 

(V) 
VGSS 
(V) 

ID 
(A) 

PD 
(W) VGS = 

1.5 V
VGS = 
1.8 V

VGS = 
2.0 V

VGS = 
2.5 V

VGS = 
4V 

VGS = 
4.5 V 

VGS = 
7V 

VGS = 
10 V 

Ciss
(pF)

Qg 
(nC)

(標準)

内部

接続

 

PS-8 

 
(mm) 

Load SW TPCP8401  −12 ±8 −5.5 1.96 ⎯ 103 ⎯ 58 ⎯ 38 ⎯ ⎯ ⎯ 20 (1)  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(MOSFET + BipTr 混載品) 

 RDS(ON) Max (mΩ) 
 パッケージ 極性 品  番 VDSS 

(V) 
VGSS 
(V) 

ID 
(A) 

PD 
(W) VGS = 

1.5 V
VGS = 
1.8 V

VGS = 
2.0 V

VGS = 
2.5 V

VGS = 
4V 

VGS = 
4.5 V 

VGS = 
7V 

VGS = 
10 V 

Ciss
(pF)

Qg 
(nC)

(標準)

内部

接続

 

PS-8 

 
(mm) 

Pch + BipTr TPCP8J01  −32 ±20 −5.5 2.14 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 49 ⎯ ⎯ 35 ⎯ 34 (2)  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) 
 8 6 7 5 

1 2 3 4  

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4 

R1 

R2 

 
(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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(MOSFET + SBD 混載品) 
 MOSFET SBD  
 RDS(ON) Max (mΩ) VF Max (V)  
 

パッケージ 極性 品  番 VDSS 
(V) 

VGSS 
(V) 

ID 
(A) 

PD
(W) VGS =

1.8 V
VGS =
2.0 V

VGS =
2.5 V

VGS =
4.0 V

VGS = 
4.5 V 

VGS = 
10 V 

Ciss 
(pF) 

VR 
(V) 

IO 
(A) IF = 

1.0 A 
IF = 

0.5 A 
IF =

0.3 A
IF =

0.1 A

Qg (nC)
(標準)

内部

接続
 

 SSM5G10TU  −20 ±8 −1.5 ⎯ 430 ⎯ 294 213 ⎯ ⎯ 250 20 0.7 ⎯ 0.39 ⎯ ⎯ ⎯ (1)  
 SSM5G09TU  −12 ±8 −1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 200 130 ⎯ ⎯ 550 12 0.5 ⎯ 0.43 0.39 ⎯ ⎯ (1)  
 SSM5G02TU  −12 ±12 −1 ⎯ ⎯ ⎯ 240 160 ⎯ ⎯ 310 12 0.5 ⎯ 0.43 0.39 ⎯ ⎯ (1)  
 SSM5G04TU  −12 ±12 −1 ⎯ ⎯ ⎯ 420 240 ⎯ ⎯ 170 12 0.5 ⎯ 0.43 0.39 ⎯ ⎯ (1)  
 SSM5G11TU  −30 ±20 −1.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 403 ⎯ 226 120 30 0.7 ⎯ 0.41 ⎯ ⎯ ⎯ (1)  
 

UFV 

 

0.7 

2.1
 

2.0 
 

(mm) SSM5G01TU  −30 ±20 −1 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 800 ⎯ 400 86 20 0.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ ⎯ (1)  

① 

VS-8 

 
(mm) 

TPCF8B01  −20 ±8 −2.7 1.35 300 ⎯ 160 ⎯ 110 ⎯ ⎯ 20 1 0.49 ⎯ ⎯ ⎯ 6 (7) ①

 

PS8 

 

2.
8 

2.9 0.8 
 

(mm) 

Pch + SBD 

TPCP8BA1  −20 ±12 −1.3 ⎯ ⎯ ⎯ 260 180 ⎯ ⎯ 370 25 0.7 ⎯ 0.41 ⎯ ⎯ ⎯ (2)  

 SSM5H10TU  20 ±10 1.6 ⎯ 190 ⎯ 139 119 ⎯ ⎯ 260 20 0.7 ⎯ 0.39 ⎯ ⎯ ⎯ (3)  
 SSM5H05TU  20 ±12 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 220 160 ⎯ ⎯ 125 12 0.5 ⎯ 0.43 0.39 ⎯ ⎯ (3)  
 SSM5H08TU  20 ±12 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ 220 160 ⎯ ⎯ 125 20 0.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ ⎯ (3)  
 SSM5H03TU  12 ±12 1.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 300 ⎯ 150 125 12 0.5 ⎯ 0.43 0.39 ⎯ ⎯ (3)  
 SSM5H11TU  30 ±20 1.6 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 182 ⎯ 122 180 30 0.7 ⎯ 0.41 ⎯ ⎯ ⎯ (3)  
 SSM5H16TU  30 ±12 1.9 ⎯ 296 ⎯ 177 133 ⎯ ⎯ 123 30 0.8 ⎯ 0.45 ⎯ 0.36 ⎯ (3)  
 SSM5H01TU  30 ±20 1.4 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 450 ⎯ 200 106 20 0.5 ⎯ ⎯ 0.45 ⎯ ⎯ (3)  
 

UFV 

 

0.7 

2.1
 

2.0 
 

(mm) 
SSM5H07TU  20 ±20 1.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 540 ⎯ 300 36 12 0.5 ⎯ 0.43 0.39 ⎯ ⎯ (3)  

 SMV 
 

2.8
 

2.9 

1.6
 

 

 
(mm) 

SSM5H14F  30 ±12 3 ⎯ 138 ⎯ 94 78 ⎯ ⎯ 270 45 0.1 ⎯ ⎯ ⎯ 0.6 ⎯ (3)  

 TPCP8AA1  20 ±12 1.6 ⎯ ⎯ ⎯ 140 105 ⎯ ⎯ 306 25 0.7 ⎯ 0.41 ⎯ ⎯ ⎯ (4)  

① 

PS8 

 

2.
8 

2.9 0.8 
 

(mm) 
TPCP8A05-H  30 ±20 8 1.68 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 21.9 17.5 1300 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 16 (6) ①

① 

TSSOP Advance 

 
(mm) 

TPCM8A05-H ◇ 30 ±20 20 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 17.2 12.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 15 (6) ①

TPC8A01 ◇ 30 ±20 6/8.5 1.5 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 30/21 25/18 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 17/49 (5) ①

TPC8A05-H ◇ 30 ±20 10 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 17.6 13.3 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 15 (6) ①

TPC8A06-H  30 ±20 12 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 12.9 10.1 1400 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 19 (6) ①

TPC8A02-H ◇ 30 ±20 16 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 8.5 5.6 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 34 (6) ①

TPC8A03-H ◇ 30 ±20 17 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 7 5.6 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 36 (6) ①

① 

SOP-8 

 
(mm) 

Nch + SBD 

TPC8A04-H ◇ 30 ±20 18 1.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4.5 3.6 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 56 (6) ①

◇: モノリシックタイプ  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

    

 8 6

1 2 3

7 5

4
Q1 Q2  

 8 6

1 2 3

7 5

4  

 8 6 

1 2 3 

7 5 

4  

(注) 製品によってゲート・ソース間にツェナーダイオードがない物もあります。 
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(MOSFET + SBD 混載品) (つづき) 

MOSFET SBD 
RDS(ON) Max (mΩ) VF Max (V) 

パッケージ 極性 品  番 VDSS 
(V) 

VGSS 
(V) 

ID 
(A) 

PD
(W) VGS =

1.8 V
VGS =
2.0 V

VGS =
2.5 V

VGS =
4.0 V

VGS = 
4.5 V 

VGS = 
10 V 

Ciss 
(pF) 

VR 
(V) 

IO 
(A) IF = 

1.0 A 
IF = 

0.5 A 
IF =

0.3 A
IF =

0.1 A

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

TPCA8A05-H ◇ 30 ±20 20 30 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 17.2 12.9 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 15 (1)

TPCA8A02-H ◇ 30 ±20 34 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 6.7 5.3 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 36 (1)

TPCA8A01-H ◇ 30 ±20 36 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 8.5 5.6 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 19 (1)

TPCA8A08-H  30 ±20 38 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 5.3 4.2 3500 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 48 (1)

SOP Advance 

 
(mm) 

Nch + SBD 

TPCA8A04-H ◇ 30 ±20 44 45 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4.1 3.2 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 59 (1)

◇: モノリシックタイプ  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(MOSFET + スイッチングダイオード混載品) 

MOSFET Di 
RDS(ON) Max (mΩ) VF Max (V) 

パッケージ 極性 品  番 VDSS 
(V) 

VGSS 
(V) 

ID 
(A) 

PD
(W) VGS =

1.5 V
VGS =
1.8 V

VGS =
2.5 V

VGS =
4.0 V

VGS = 
4.5 V 

VGS = 
10 V 

Ciss 
(pF) 

VR 
(V) 

IO 
(A) 

trr 
(ns) IF = 

1 mA 
IF =

10 mA
IF =

0.1 A

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

UFV 

 

0.7 

2.1
 

2.0 
 

(mm) 

Nch +  
スイッチ

ングダイ

オード 

SSM5H90TU  20 ±10 2.4 ⎯ 157 110 80 65 ⎯ ⎯ 400 80 0.1 1.6 ⎯ ⎯ 1.2 ⎯ (2)

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(MOSFET + ツェナーダイオード混載品) 

MOSFET Ze-Di 
RDS(ON) Max (mΩ) VZ (V) IR (µA) VF Max (V) 

パッケージ 極性 品  番 VDSS 
(V) 

VGSS 
(V) 

ID 
(A) 

PD
(W) VGS =

1.8 V
VGS =
2.0 V

VGS =
2.5 V

VGS =
4.0 V

VGS =
4.5 V

VGS =
10 V

Ciss
(pF)  @IZ 

(mA)  @VR 
(V) 

IF = 
1.0 A 

IF = 
0.5 A

IF =
0.3 A

Qg (nC)
(標準)

内部

接続

PS8 

 

2.
8 

2.9 0.8 
 

(mm) 

Nch +  
ツェナー

ダイオー

ド 

TPCP8R01  60 ±20 2.0 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 440 ⎯ 300 140 43 2 0.5 33 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ (3) 

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
内部接続 (イメージ図) 

(1) (2) (3) 
 8 6 

1 2 3 

7 5 

4   
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バイポーラパワートランジスタ 
高速スイッチング用パワートランジスタ (2SA/2SC/TTA/TTC シリーズ) 

VCEO 
(V) 

IC(A) 
  10/(15)     (18)/20    (25)/30   40/(45)     50/(60)  

0.2             2SA1483 2SC3803  (◎)     
             (45 V) (45 V)       

0.8          2SA1426   (§) 2SA1356 2SC3419  (@)     
          2SA1204  2SC2884 (◎)         
1 TPC6D02    (&)(△)       2SC2703 (♣)     2SA2070    (◎)
 (15 V)           2SC3666 (§)       TPC6701  (W)(△)
          HN4B101J   (M)(V)       2SC5810  (◎)
          (NPN: 1.2 A)       TPC6901A    (M)(△)
                 (PNP: 0.7 A)    
                 TPCP8901    (M)(P)
                 (PNP: 0.8 A)    
                 S3C83 ++   (♠)
                   S3C82 ++ (♠)
                 TPC6604 *   (△)
                   TPC6504 * (△)

1.2      TPC6D03    (&)(△) 2SA1734   (◎)         
          TPCP8801   (W)(P)         

1.5 2SA2058    (♠ ) 2SA2065    (♠ ) 2SA966  2SC2236 (♣)         
        2SC5784  (♠ ) 2SA1203  2SC2883 (◎)         
      2SA2069    (◎)            
        2SC5819  (◎)            
        TPC6503  (△)            
      S3F56 ++   (△)            
2 2SA1160  2SC2500  (♣ )         2SC3225  (♣ ) 2SA1020  2SC2655  (♣)
 2SA1430  2SC3670  ( §)     TPCP8902   (M)(P)  2SC3673  ( §) 2SA1241  2SC3076  (◇)
 2SA2066    (◎)     (NPN+PNP)    2SC3964  (@) 2SA1382    (♣)
   2SC5755  (♠ )     TPC6902 (M)(△)     2SA2056    (♠)
   2SC5785  (◎)     (NPN+PNP) : PNP-1.7A     TPC6601    (△)
   TPC6501  (△)     HN4B102J   (M)(V)       TPCP8701  (W)(P)
 TPC6602    (△)     (NPN+PNP)       2SA2060    (◎)
   TPCP8504  (P)            2SA1428  2SC3668  (§)
                 2SA1680  2SC4408  (♣)
                 2SA1891  2SC5028  (□)

2.5      2SA2061    (♠ )          2SC5692  (♠)
                   2SC6033  (♠)
                 TPCP8602    (P)
3      2SA2059    (◎)   2SC5976 (♠) 2SA1359 2SC3422  (@) 2SA1761  2SC4604  (♣)
      TPCP8F01    ($)(P)   TPCP8H02 ($)(P)     2SA1869  2SC4935  (▲)
   2SC4682  (♣ ) TPC6603    (△)        2SA1892  2SC5029  (□)
   (15 V)   TPCP8G01 *   ($)(P)          2SC5712  (◎)
   2SC4683  ( §)              TPC6502  (△)
   (15 V)                TPCP8505  (P)
                   2SC6126  (◎)

3.5        2SC5738  (♠ )            
• 太字製品は、当社海外工場にても生産しております。 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 ++: 計画中 
  

 
凡例 

パッケージ 
 

リード部品 
ラジアルテーピング対応

面実装部品 
その他 

(♣) LSTM ○ (♠) TSM (%) ダーリントン 
(§) MSTM ○ (◎) PW-Mini (#) ZD 内蔵 
(□) TPS ◎テーピングのみ (◇) PW-Mold 斜字: フリーホイールダイオード内蔵 
(@) TO-126 × (‡) DP 2SA****/2SC****: コンプリメンタリ 
(■) TPL ◎テーピングのみ (●) TO-220SM (&) 2in1 (トランジスタ + ダイオード) 
(▲) TO-220NIS × (△) VS-6 ($) 2in1 (トランジスタ + S-MOS) 
(○) TO-220FL × (P) PS-8 (W) 2in1 (NPN (or PNP) × 2) 
(◇) PW-Mold × (V) SMV (M) 2in1 (NPN + PNP) 
(‡) DP × (♥) TFP  
(▽) TO-3P(N) ×   
(▼) TO-3P(N)IS ×   
(※ ) TO-3P(L) ×   
(〒) TO-220SIS ×   
(◆) TO-92 ◎テーピングのみ   
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高速スイッチング用パワートランジスタ (2SA/2SC/TTA/TTC シリーズ) (つづき) 

VCEO 
(V) 

IC(A) 
  10/(15)     (18)/20    (25)/30   40/(45)     50/(60)  

4   2SC4781  (♣ )   2SC5714  (◎)   2SC5906  (♠)        2SC5703  (♠)
   2SC5713  (◎)   2SC6125  (◎)              
   S3F61 ++ (△)   S3F62 ++ (△)              
      TPCP8601    (P)              

5      2SA1242    (◇)   2SC6062  (♠)      2SA1244  2SC3074  (◇)
      2SA1357    (@)          2SA1905  2SC5076  (□)
      2SA1431    ( §)          2SA1931  2SC4881  (▲)
                   2SA1933  2SC5175  (■)
        2SC3072  (◇)          2SA2097    (◇)
        2SC3420  (@)            2SC5886  (◇)
        2SC3671  ( §)            2SC5886A  (◇)
        2SC4684  (◇)            TPCP8H01  ($)(P)
        2SC4685  (@)              
        2SC5030  (□)            S3H32 ++ (◇)
        2SC6052  (◇)          2SA2183    (〒)
                   (60 V)    

7                     2SC6000  (◇)
10      2SA1327A    (▲)          2SA1887  2SC5000  (▲)
12                   2SA1451A  2SC3709A  (▲)

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 ++: 計画中 
  
  

 
凡例 

パッケージ 
 

リード部品 
ラジアルテーピング対応

面実装部品 
その他 

(♣) LSTM ○ (♠) TSM (%) ダーリントン 
(§) MSTM ○ (◎) PW-Mini (#) ZD 内蔵 
(□) TPS ◎テーピングのみ (◇) PW-Mold 斜字: フリーホイールダイオード内蔵 
(@) TO-126 × (‡) DP 2SA****/2SC****: コンプリメンタリ 
(■) TPL ◎テーピングのみ (●) TO-220SM (&) 2in1 (トランジスタ + ダイオード) 
(▲) TO-220NIS × (△) VS-6 ($) 2in1 (トランジスタ + S-MOS) 
(○) TO-220FL × (P) PS-8 (W) 2in1 (NPN (or PNP) × 2) 
(◇) PW-Mold × (V) SMV (M) 2in1 (NPN + PNP) 
(‡) DP × (♥) TFP  
(▽) TO-3P(N) ×   
(▼) TO-3P(N)IS ×   
(※ ) TO-3P(L) ×   
(〒) TO-220SIS ×   
(◆) TO-92 ◎テーピングのみ   
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VCEO 
(V) 

IC(A) 
  80     100    120   (140)/150    160  

0.05              2SA1145  2SC2705  (♣ )     
              2SA1360  2SC3423  (@)     
              2SA949  2SC2229  (♣ )     

0.1                     2SC2230  (♣)
0.2                     2SC3963  (@)
0.4 2SA817A  2SC1627A  (♣ )                  

 2SA1202  2SC2882  (◎)                  
0.8          2SA965  2SC2235  (♣)          

          2SA1425  2SC3665  (§)          
1          TPCP8603  TPCP8507  (P)          
            TPCP8510 * (P)          
            2SC6061  (♠)          
          2SA1358  2SC3421  (@)      2SA1013  2SC2383  (♣)

1.5                2SC2073A  (▲) 2SA1225  2SC2983  (◇)
              2SA1408  2SC3621  (@)   2SC5154  (□)
                   2SA2219 * 2SC6139 * (§)
                   2SA2220 * 2SC6140 * (■)
                   TTA004 * TTC004 * (@)
2 2SA1315  2SC3328  (♣ )                  
 2SA1429  2SC3669  ( §)   TPCP8501  (P)              
   2SC3474  (◇)                  
   2SC6079  ( §)                  
 2SA2206  2SC6124  (◎)                  

2.5   2SC6075  (□)                  
   2SC6087  (□)                  
3   2SC6076  (◇)                  
   2SC6077  (■)                  
   2SC6078  (■)                  
5 2SA1934  2SC5176  (■)                  
   2SC3303  (◇)                  
6   2SC4688  (▼)                  
 2SA1939  2SC5196  (▽)                  
8            2SC4689  (▼)          
          2SA1940  2SC5197  (▽)          

10                2SC4690  (▼)     
                (140 V)       
              2SA1941  2SC5198  (▽)     
                (140 V)       

12 2SA1452A  2SC3710A  (▲)              2SA1942  2SC5199  (※ )
 2SA1771    (▲)                  

18                   TTA0001 * TTC0001 * (▽)
                   TTA0002 * TTC0002 * (※ )

• 太字製品は、当社海外工場にても生産しております。 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。  

 
凡例 

パッケージ 
 

リード部品 
ラジアルテーピング対応

面実装部品 
その他 

(♣) LSTM ○ (♠) TSM (%) ダーリントン 
(§) MSTM ○ (◎) PW-Mini (#) ZD 内蔵 
(□) TPS ◎テーピングのみ (◇) PW-Mold 斜字: フリーホイールダイオード内蔵 
(@) TO-126 × (‡) DP 2SA****/2SC****: コンプリメンタリ 
(■) TPL ◎テーピングのみ (●) TO-220SM (&) 2in1 (トランジスタ + ダイオード) 
(▲) TO-220NIS × (△) VS-6 ($) 2in1 (トランジスタ + S-MOS) 
(○) TO-220FL × (P) PS-8 (W) 2in1 (NPN (or PNP) × 2) 
(◇) PW-Mold × (V) SMV (M) 2in1 (NPN + PNP) 
(‡) DP × (♥) TFP  
(▽) TO-3P(N) ×   
(▼) TO-3P(N)IS ×   
(※ ) TO-3P(L) ×   
(〒) TO-220SIS ×   
(◆) TO-92 ◎テーピングのみ   
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高速スイッチング用パワートランジスタ (2SA/2SC/TTA/TTC シリーズ) (つづき) 

VCEO 
(V) 

IC(A) 
  (180)/200    230    300   (370)/400    450  

0.05                 2SC5122  (♣ )     
                 2SC5307  (◎)     

0.1   2SC2230A  (♣ )      2SA1432  2SC3672  (§)          
   (180 V)          2SC3619  (@)          
             2SC3620  (@)          
             2SC4544  (▲)          
             2SC5027  (□)          
           2SA1384  2SC3515  (◎)          

0.3               TPCP8604    (P)     
0.5               2SA1923    (◇)     

               2SA1924    (@)     
               2SA1925    (□)     
               2SA1971    (◎)     
               2SA1972    (♣ )     

0.8             2SC6136 * (◆)   2SC3075  (◇)     
             (285V/0.7A)   2SC3425  (@)     
                 2SC5208  (□)     
                 2SC5458  (◇)     
1      2SA1837  2SC4793  (▲)   2SC5930  (§)   2SC5549  (♣ )     
      2SA1932  2SC5174  (■)   (285 V)    2SC5550  (@)     
      2SA2182  2SC6060  (〒)   2SC6010  (§)   2SC6042  ( §)     
             (285 V)    (375 V)       
             2SC6034  (§)   2SC6040  ( §)     
             (285 V)    (410 V)       
                 TPCP8508 ++ (P)     
                 (375 V)       

1.5                 2SC6142 * (◇)     
                 (375 V 1.5 A)      
                 TTC003 * (◇)      
2 2SA1930  2SC5171  (▲)            2SC5075  (□)   2SC5351  (□)
 (180 V)  (180 V)              2SC5548  (◇)   2SC5368  (@)
 2SA2190  2SC6072  (〒)            (370 V)       
 (180 V)  (180 V)              2SC5548A  (◇)     
               2SA2034    (◇)     
3                 2SC5459  (▲)     
5                 2SC5172  (▲)     
                 2SC5266A  (■)     
                 2SC5355  (‡)     
                 2SC6138 ++ (◇)     
                 (375 V)       
8                      2SC5439  (▲)

10                 2SC5352  (▽)     
12 2SA2120 * 2SC5948 * (▽)                   
15 2SA2121 * 2SC5949 * (※ ) 2SA1943  2SC5200  (※ )              

      2SA1962  2SC5242  (▽)              
      2SA1986  2SC5358  (▽)              
      2SA1987  2SC5359  (※ )              

• 太字製品は、当社海外工場にても生産しております。 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 ++: 計画中 

 
凡例 

パッケージ 
 

リード部品 
ラジアルテーピング対応

面実装部品 
その他 

(♣) LSTM ○ (♠) TSM (%) ダーリントン 
(§) MSTM ○ (◎) PW-Mini (#) ZD 内蔵 
(□) TPS ◎テーピングのみ (◇) PW-Mold 斜字: フリーホイールダイオード内蔵 
(@) TO-126 × (‡) DP 2SA****/2SC****: コンプリメンタリ 
(■) TPL ◎テーピングのみ (●) TO-220SM (&) 2in1 (トランジスタ + ダイオード) 
(▲) TO-220NIS × (△) VS-6 ($) 2in1 (トランジスタ + S-MOS) 
(○) TO-220FL × (P) PS-8 (W) 2in1 (NPN (or PNP) × 2) 
(◇) PW-Mold × (V) SMV (M) 2in1 (NPN + PNP) 
(‡) DP × (♥) TFP  
(▽) TO-3P(N) ×   
(▼) TO-3P(N)IS ×   
(※ ) TO-3P(L) ×   
(〒) TO-220SIS ×   
(◆) TO-92 ◎テーピングのみ   
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VCEO 
(V) 

IC(A) 
  (550)/600     800    1000/(1200)   1500   

0.02                2SC5563  (▲) 
0.05   2SC5201  (♣ )   2SC5460  (@)   2SC4686  (▲)      

        2SC5466  (▲)   2SC4686A  (▲)      
        2SC6127 * (◇)   (1200 V)       

0.5 2SA1937    (◇)              
 2SA2142    (◇)              

0.8        2SC3405  (◇)          
        2SC5465  (◇)          
        2SC5562  (□)          
        2SC5684  (■)          
1 2SA2184    (◇)              
 (550 V)                  
3        2SC5353  (▲)          
        2SC5361  (○)          
        2SC5356  (‡)          
5        2SC5354  (▽)          

10        2SC3307  (※ )          
• 太字製品は、当社海外工場にても生産しております。 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。  

 
凡例 

パッケージ 
 

リード部品 
ラジアルテーピング対応

面実装部品 
その他 

(♣) LSTM ○ (♠) TSM (%) ダーリントン 
(§) MSTM ○ (◎) PW-Mini (#) ZD 内蔵 
(□) TPS ◎テーピングのみ (◇) PW-Mold 斜字: フリーホイールダイオード内蔵 
(@) TO-126 × (‡) DP 2SA****/2SC****: コンプリメンタリ 
(■) TPL ◎テーピングのみ (●) TO-220SM (&) 2in1 (トランジスタ + ダイオード) 
(▲) TO-220NIS × (△) VS-6 ($) 2in1 (トランジスタ + S-MOS) 
(○) TO-220FL × (P) PS-8 (W) 2in1 (NPN (or PNP) × 2) 
(◇) PW-Mold × (V) SMV (M) 2in1 (NPN + PNP) 
(‡) DP × (♥) TFP  
(▽) TO-3P(N) ×   
(▼) TO-3P(N)IS ×   
(※ ) TO-3P(L) ×   
(〒) TO-220SIS ×   
(◆) TO-92 ◎テーピングのみ   
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低周波用パワートランジスタ (2SB/2SD/TTB/TTD シリーズ) 

VCEO 
(V) 

IC(A) 
  20    30    40   50     60/(65)  

0.8                      2SD2719  (#)(%)(♠)
1                      2SD2686  (#)(%)(◎)

1.5        2SD1140  (%)(♣ )              
        2SD1224  (%)(◇)              
        2SD1508  (%)(@)              
        2SD1631  (%)( §)              
        2SD1784  (%)(◎)              
        2SD2481  (%)(□)              
2   2SD1160  (◇)                 2SD1658  (#)(%)(@)
                      2SD2088  (#)(%)(♣)
                      2SD2695  (#)(%)(♣)
                      2SD2352  (▲)
3           2SB907  2SD1222  (%)(◇)        2SD2461  (□)
                    2SB906  2SD1221  (◇)
                    2SB1375  2SD2012  (▲)
                      2SD2462  (□)
                    2SB1640  2SD2525  (■)
                      2SD2353  (▲)
                    TTB001 *   (♥)
                    TTB002 *   (◇)
                    2SB1667    (●)
4                      2SD2130  (#)(%)(@)
                      2SD2204  (#)(%)(▲)
                      (65 V)  
5                      2SD2131  (#)(%)(▲)
7                 2SD1412A  (▲)     

• 太字製品は、当社海外工場にても生産しております。 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
凡例 

パッケージ 
 

リード部品 
ラジアルテーピング対応

面実装部品 
その他 

(♣) LSTM ○ (♠) TSM (%) ダーリントン 
(§) MSTM ○ (◎) PW-Mini (#) ZD 内蔵 
(□) TPS ◎テーピングのみ (◇) PW-Mold 斜字: フリーホイールダイオード内蔵 
(@) TO-126 × (‡) DP 2SB****/2SD****: コンプリメンタリ 
(■) TPL ◎テーピングのみ (●) TO-220SM (&) 2in1 (トランジスタ + ダイオード) 
(▲) TO-220NIS × (△) VS-6 ($) 2in1 (トランジスタ + S-MOS) 
(○) TO-220FL × (P) PS-8 (W) 2in1 (NPN (or PNP) × 2) 
(◇) PW-Mold × (V) SMV (M) 2in1 (NPN + PNP) 
(‡) DP × (♥) TFP  
(▽) TO-3P(N) ×   
(▼) TO-3P(N)IS ×   
(※ ) TO-3P(L) ×   
(〒) TO-220SIS ×   
(◆) TO-92 ◎テーピングのみ   
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VCEO 
(V) 

IC(A) 
  80     100    120   150/(160)    200  

0.9           TPCP8L01(1) (&)(P)       
1.5            2SB905 2SD1220  (◇)   
2 2SB1067  2SD1509  (%)(@) 2SB1411    (%)(▲)         
      2SB1457  2SD2206  (%)(♣)         
      2SB1617  2SD2480  (%)(□)         
        2SD2536  (#)(%)(♣)         
3      2SB1495  2SD2257  (%)(▲)         
        2SD2092  (▲)         
        2SD2129  (%)(▲)         
4 2SB908  2SD1223  (%)(◇) 2SB1481  2SD2241  (%)(▲)         
   2SD2406  (▲)             
5        2SD2079  (%)(▲)         
        2SD2526  (%)(■)         
      2SB1016A  2SD1407A  (▲)         
        2SD2604  (#)(%)(▲)         
7   2SD2414(SM)  (●) 2SB1020A  2SD1415A  (%)(▲)         
 2SB1018A  2SD1411A  (▲)   2SD2584  (%)(‡)         
8             2SD2636  (%)(▽)   
             (160 V)     

10        2SD1947A  (▲)         
                  

12                  
15        2SD1662  (%)(▽)         
30        2SD1525  (%)(※)         

(1) NPN + HED (200 V/1 A) 
• 太字製品は、当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 

VCEO 
(V) 

IC(A) 
  250     400    450  

6   2SD1410A  (%)(▲)   2SD1409A  (%)(▲)     
15            2SD1314  (%)(※ )

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
凡例 

パッケージ 
 

リード部品 
ラジアルテーピング対応

面実装部品 
その他 

(♣) LSTM ○ (♠) TSM (%) ダーリントン 
(§) MSTM ○ (◎) PW-Mini (#) ZD 内蔵 
(□) TPS ◎テーピングのみ (◇) PW-Mold 斜字: フリーホイールダイオード内蔵 
(@) TO-126 × (‡) DP 2SB****/2SD****: コンプリメンタリ 
(■) TPL ◎テーピングのみ (●) TO-220SM (&) 2in1 (トランジスタ + ダイオード) 
(▲) TO-220NIS × (△) VS-6 ($) 2in1 (トランジスタ + S-MOS) 
(○) TO-220FL × (P) PS-8 (W) 2in1 (NPN (or PNP) × 2) 
(◇) PW-Mold × (V) SMV (M) 2in1 (NPN + PNP) 
(‡) DP × (♥) TFP  
(▽) TO-3P(N) ×   
(▼) TO-3P(N)IS ×   
(※ ) TO-3P(L) ×   
(〒) TO-220SIS ×   
(◆) TO-92 ◎テーピングのみ   
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パワーアンプ用トランジスタ  (ドライバ段) 

品       番 IC VCEO PC fT  
NPN PNP (A) (V) (W) 

Tc = 25°C 
(♣Ta = 25°C) 

(MHz) 
Typ. (NPN/PNP)

VCE (V) IC (A) 
パッケージ 

 2SC1627A   2SA817A  0.4 80 ♣ 0.8 100 10 0.01 
 2SC2235   2SA965  0.8 120 ♣ 0.9 120 5 0.1 

LSTM 

 2SC3665   2SA1425  0.8 120 ♣ 1 120 5 0.1 
 2SC6139 *  2SA2219 * 1.5 160 ♣ 1 100 10 0.1 

MSTM 

 2SC5174   2SA1932  1 230 ♣ 1.8 100/70 10 0.1 
 2SC6140 *  2SA2220 * 1.5 160 ♣ 1.8 100 10 0.1 

TPL 

 2SC3423   2SA1360  0.05 150 5 200 5 0.01 
 2SC3421   2SA1358  1 120 10 120 5 0.1 

TO-126 

 TTC004 *  TTA004 * 1.5 160 10 100 10 0.1 TO-126 
 2SC2983   2SA1225  1.5 160 15 100 10 0.1 PW-Mold 
 2SC4793   2SA1837  1 230 20 100/70 10 0.1 TO-220NIS 
 2SC6060   2SA2182  1 230 20 100/80 10 0.1 TO-220SIS 
 2SC5171   2SA1930  2 180 20 200 5/10 0.3 TO-220NIS 
 2SC6072   2SA2190  2 180 20 200 5 0.3 TO-220SIS 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 

 
 
(出力段) 

品       番 IC VCEO PC fT  
NPN PNP (A) (V) (W) 

Tc = 25°C 
(♣Ta = 25°C) 

(MHz) 
Typ. (NPN/PNP)

VCE (V) IC (A) 
パッケージ 

 2SC5196   2SA1939  6 80 60 30 5 1 
 2SC5197   2SA1940  8 120 80 30 5 1 
 2SC5198   2SA1941  10 140 100 30 5 1 
 TTC0001 *  TTA0001 * 18 160 150 30 10 1 
 2SC5242   2SA1962  15 230 130 30 5 1 
 2SC5358   2SA1986  15 230 150 30 5 1 
 2SC5948   2SA2120  12 200 200 30/25 5 1 

TO-3P(N) 

 2SC5199   2SA1942  12 160 120 30 5 1 
 TTC0002 *  TTA0002 * 18 160 180 30 10 1 
 2SC5200   2SA1943  15 230 150 30 5 1 
 2SC5359   2SA1987  15 230 180 30 5 1 
 2SC5949   2SA2121  15 200 220 30/25 5 1 

TO-3P(L) 

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 
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MOS ゲートドライバ/小型モータドライバ用トランジスタ  (2-in-1 トランジスタ) 

絶対最大定格   VCE(sat)   
VCEO IC ICP PC (注 1) 

hFE 
VCE IC (V) IC IB 品    番 極性 

(V) (A) (A) (mW) Min Max (V) (A) Max (A) (mA) 
パッケージ 内部構成 

(Top View) 

PNP −30 −1.0 −5 550 200 500 −2 −0.12 −0.2 −0.4 −13 
HN4B101J  

NPN 30 1.2 5 550 200 500 2 0.12 0.17 0.4 13 

PNP −30 −1.8 −8 750 200 500 −2 −0.2 −0.2 −0.6 −20 
HN4B102J  

NPN 30 2 8 750 200 500 2 0.2 0.14 0.6 20 

SMV 

 

PNP NPN

5 4

1 32  
PNP −50 −0.7 −5 400 200 500 −2 −0.1 −0.23 −0.3 −10 

TPC6901A  
NPN 50 1 5 400 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 

PNP −30 −1.7 −8 700 200 500 −2 −0.2 −0.2 −0.6 −20 
TPC6902  

NPN 30 2 8 700 200 500 2 0.2 0.14 0.6 20 

VS-6 

 

NPN PNP

6 4

1 32

5

 
PNP −50 −0.8 −5 830 200 500 −2 −0.1 −0.2 −0.3 −10 

TPCP8901  
NPN 50 1 5 830 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 

PNP −30 −2 −8 890 200 500 −2 −0.2 −0.2 −0.6 −20 
TPCP8902  

NPN 30 2 8 890 200 500 2 0.2 0.14 0.6 20 

PS-8 

 

NPN PNP

5

41 32

8 67

 
注 1: FR-4 基板 (Cu 面積 645 mm2, t = 1.6 mm) 実装時, 1 素子通電時  

TPC6901A 以外 Cu 70 µm 厚、TPC6901A のみ Cu 35 µm 厚 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(1-in-1 トランジスタ) 

絶対最大定格   VCE(sat)   
VCEO IC PC (注 1) 

hFE 
VCE IC (V) IC IB 品    番 極性 

(V) (A) (mW) Min Max (V) (A) Max (A) (mA) 

コンプリ 
メンタリ パッケージ 備考 

2SA2058  −10 −1.5 500 200 500 −2 −0.2 −0.19 −0.6 −20 2SC5755   
2SA2065  −20 −1.5 500 200 500 −2 −0.15 −0.14 −0.5 −17 2SC5784   
2SA2061  −20 −2.5 625 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 2SC5735   
S3C83 ++ −50 −1 500 200 500 −2 −0.1 −0.18 −0.3 −10 S3C82 ++  
2SA2056  

PNP 

−50 −2 625 200 500 −2 −0.3 −0.20 −1.0 −33 2SC5692   
2SC5755  10 2 500 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 12 2SA2058   
2SC5784  20 1.5 500 400 1000 2 0.15 0.12 0.5 10 2SA2065   
2SC5738  20 3.5 625 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 2SA2061   
2SC6062  30 5 800 250 400 2 0.5 0.12 1.6 53 S3P84  (注 2) 
S3C82 ++ 50 1 500 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 S3C83 ++  
2SC5692  

NPN 

50 2.5 625 400 1000 2 0.3 0.14 1.0 20 2SA2056  

TSM 
 

2.
8 

2.9 

1.
6 

 
(mm)

 
2SA2066  −10 −2 1000 200 500 −2 −0.2 −0.19 −0.6 −20 2SC5785   
2SA2069  −20 −1.5 1000 200 500 −2 −0.15 −0.14 −0.5 −17 2SC5819   
2SA2059  −20 −3 1000 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 2SC5714   
2SA2070  −50 −1 1000 200 500 −2 −0.1 −0.20 −0.3 −10 2SC5810   
2SA2060  

PNP 

−50 −2 1000 200 500 −2 −0.3 −0.20 −1.0 −33 2SC5712   
2SC5785  10 2 1000 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 12 2SA2066   
2SC5819  20 1.5 1000 400 1000 2 0.15 0.12 0.5 10 2SC2069   
2SC5714  20 4 1000 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 2SA2059   
2SC5810  50 1 1000 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 2SA2070   
2SC5712  50 3 1000 400 1000 2 0.3 0.14 1 20 2SA2060   
2SC6126  

NPN 

50 3 1000 250 400 2 0.3 0.18 1 33 2SA2217 ** 

PW-Mini 
 

4.2
 

4.6 

2.5
 

 
(mm)

(注 2) 
注 1: FR-4 基板 (Cu 面積 645 mm2, t = 1.6 mm) 実装時 **: 開発中 
注 2: 超高速品 (プロセス: Super Hi-Met) および低 VCE(sat)品 ++: 計画中 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。  
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スイッチング電源用トランジスタ  (AC-DC コンバータ用) 

絶対最大定格 (Ta = 25°C) 

品   番 方   式 
VCBO (V) VCEO (V) IC (A) 

Pc (W) 
 Tc = 25°C 

(♣  Ta = 25°C) 

パッケージ 

 2SC3425  0.8 10 TO-126 
 2SC5075  

500 400 
2 1.3♣ TPS 

 2SC5930  1 1♣ MSTM 
 2SC6010  1 1♣ MSTM 
 2SC6034  

285 
1 1♣ MSTM 

 2SC5548  370 2 15 PW-Mold 
 2SC5548A  2 15 PW-Mold 
 2SC5208  0.8 1.3♣ TPS 
 2SC5458  0.8 10 PW-Mold 
 2SC4917  2 10 TO-126 
 TTC003 * 1.5 1.1♣ PW-Mold 
 2SC5459  3 25 TO-220NIS 
 2SC5266A  5 1.8♣ TPL 
 2SC5355  5 25 DP 
 2SC5172  5 25 TO-220NIS 
 2SC5352  

600 

400 

10 80 TO-3P(N) 
 2SC5351  2 1.3♣ TPS 
 2SC5368  

650 450 
2 10 TO-126 

 2SC6042  375 1 1♣ MSTM 
 2SC6040  410 1 1♣ MSTM 
 2SC6142 * 

800 
375 1.5 1.1♣ PW-Mold 

 2SC5465  0.8 20 PW-Mold 
 2SC5562  0.8 1.3♣ TPS 
 2SC5353  3 25 TO-220NIS 
 2SC5356  3 25 DP 
 2SC5361  3 40 TO-220FL 
 2SC5354  5 100 TO-3P(N) 
 2SC3307  

900 800 

10 150 TO-3P(L) 
 2SC5439  

スイッチングレギュレータ 

1000 450 8 30 TO-220NIS 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 
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高圧電源用トランジスタ  (DC-DC コンバータ用) 

 絶対最大定格   hFE   VCE (sat) (V)  
   品 番 

VCEX (V) VCEO (V) IC (A) Pc (W) 
Min Max 

VCE (V) IC (A) 
Max 

IC (A) IB (mA) 
パッケージ 

 2SC6061  150 120 1 0.625 (注 1) 120 300 2 0.1 0.14 0.3 10 TSM 
 TPCP8510 * 150 120 1 1.1 (注 1) 120 300 2 0.1 0.14 0.3 10 PS-8 
 TPCP8507  150 120 1 1.25 (注 1) 120 300 2 0.1 0.14 0.3 10 PS-8 
 2SC6076  160 80 3 10 (注 2) 180 450 2 0.5 0.5 1 100 PW-Mold 
 2SC6124  160 80 2 1 (注 1) 100 200 2 0.5 0.5 1 100 PW-Mini 
 2SC6079  160 80 2 1 (注 3) 180 450 2 0.5 0.5 1 100 MSTM 
 2SC6075  160 80 2.5 1.3 (注 3) 180 450 2 0.5 0.5 1 100 TPS 
 2SC6087  160 80 2.5 1.3 (注 3) 100 200 2 0.5 0.5 1 100 TPS 
 2SC6077  160 80 3 1.8 (注 3) 180 450 2 0.5 0.5 1 100 TPL 
 2SC6078  160 80 3 1.8 (注 3) 100 200 2 0.5 0.5 1 100 TPL 
注 1: FR4 基板 (Cu 面積 645 mm2、ガラスエポキシ t = 1.6 mm) 実装時 *: 新製品 
注 2: Tc = 25°C  
注 3: Ta = 25°C 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(ドロッパ用) 

絶対最大定格  hFE   VCE (sat) (V)  
   品 番 

VCEO (V) IC (A) Pc (W) 
Tc = 25°C Min Max 

VCE (V) IC (A) 
Max 

IC (A) IB (mA) 
パッケージ 

 2SB906  −60 −3 20 60 200 −5 −0.5 −1.7 −3 −300 PW-Mold 
 2SB1667  −60 −3 25 60 300 −5 −0.5 −1.7 −3 −300 TO-220SM 
 2SA2183  −60 −5 20 200 500 −2 −0.5 −1 −1.6 −53 TO-220SIS 
 TTB001 * −60 −3 30 100 250 −5 −0.5 −1.7 −3 −300 TFP 
 TTB002 * −60 −3 25 100 250 −5 −0.5 −1.7 −3 −300 PW-Mold 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 

 
 
(高耐圧トランジスタ部) 

絶対最大定格 
品 番 

VCEO (V) IC (A) Pc (W) 
パッケージ 内部構成 

(Top View) 備    考 

 2SA1972  −400 −0.5 0.9 LSTM  
 2SA1971  −400 −0.5 1 PW-Mini  
 TPCP8604  −400 −0.3 1 PS-8 面実装 
 2SA1925  −400 −0.5 1.2 TPS  
 2SA1923  −400 −0.5 10 PW-Mold  
 2SA2184  −550 −1 1 PW-Mold 面実装のみ 
 2SA1937  −600 −0.5 1 PW-Mold リードタイプのみ 
 2SA2142  −600 −0.5 10 PW-Mold 面実装のみ 
 2SC5122  400 0.05 0.9 LSTM  
 2SC5307  400 0.05 1 PW-Mini  
 2SC5201  600 0.05 0.9 LSTM  
 2SC6127 * 800 0.05 10 PW-Mold 面実装のみ 
 2SC5460  800 0.05 10 TO-126  
 2SC5466  800 0.05 10 TO-220NIS  
 2SC5465  800 0.8 20 PW-Mold  
 2SC4686A  1200 0.05 10 TO-220NIS  
 2SC5563  1500 0.02 10 TO-220NIS 

TPCP8604 

 

PNP

5

41 32

8 67

 

 
• 内部構成はイメージです。 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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低飽和電圧トランジスタ  (携帯機器用小型面実装パッケージ) 

絶対最大定格 hFE VCE (sat) (V) 
   品  番 構成 

VCEO (V) IC (A) ICP (A) Pc (mW) 
(注 1) 

Pc (mW) (注 1)

t = 10 s Min Max 
VCE (V) IC (A)

Max 
IC (A) IB (mA) 

現品表示 パッケージ

2SA2058   −10 −1.5 −2.5 500 750 200 500 −2 −0.2 −0.19 −0.6 −20 WM 
2SA2065   −20 −1.5 −2.5 500 750 200 500 −2 −0.15 −0.14 −0.5 −17 WK 
2SA2061   −20 −2.5 −4 625 1000 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 WE 
S3C83  ++ −50 −1 −2 500 750 200 500 −2 −0.1 −0.18 −0.3 −10 WH 
2SA2056   

PNP single 

−50 −2 −3.5 625 1000 200 500 −2 −0.3 −0.20 −1.0 −33 WF 
2SC5755   10 2 3.5 500 750 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 12 WL 
2SC5784   20 1.5 2.5 500 750 400 1000 2 0.15 0.12 0.5 10 WJ 
2SC5738   20 3.5 6 625 1000 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 WD 
2SC5976   30 3 5 625 1000 250 400 2 0.3 0.14 1.0 33 WW 
2SC5906   30 4 7 800 1250 200 500 2 0.5 0.2 1.6 53 WP 
2SC6062   30 5 10 800 1250 250 400 2 0.5 0.12 1.6 53 WR 
S3C82  ++ 50 1 2 500 750 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 WG 
2SC5692   50 2.5 4 625 1000 400 1000 2 0.3 0.14 1.0 20 WB 
2SC6033   50 2.5 5 625 1000 250 400 2 0.3 0.18 1.0 33 WX 
2SC5703   50 4 7 800 1250 400 1000 2 0.5 0.12 1.6 32 WA 
2SC6061   

NPN single 

120 1 2 625 1000 120 300 2 0.1 0.14 0.3 10 WN 

 
 
 
 
 

TSM 
 

SC-59 
SOT-23 
相当 

HN4B101J   ±30 −1/1.2 ±5 550 850 200 500 ±2 ±0.12 −0.2/0.17 ±0.4 ±13 5K 
HN4B102J   

PNP + NPN 
±30 −1.8/2 ±8 750 750 200 500 ±2 ±0.2 −0.2/0.14 ±0.6 ±20 5L 

SMV 

2SA2066   −10 −2 −3.5 1000 2000 200 500 −2 −0.2 −0.19 −0.6 −20 4E 
2SA2069   −20 −1.5 −2.5 1000 2000 200 500 −2 −0.15 −0.14 −0.5 −17 4D 
2SA2059   −20 −3 −5 1000 2500 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 4F 
2SA2070   −50 −1 −2 1000 2000 200 500 −2 −0.1 −0.2 −0.3 −10 4C 
2SA2060   −50 −2 −3.5 1000 2500 200 500 −2 −0.3 −0.20 −1.0 −33 4G 
2SA2206   

PNP single 

−80 −2 −4 1000 2500 100 200 −2 −0.5 −0.5 −1.0 −100 4K 
2SC5785   10 2 3.5 1000 2000 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 12 3E 
2SC5713   10 4 7 1000 2500 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 2C 
2SC5819   20 1.5 2.5 1000 2000 400 1000 2 0.15 0.12 0.5 10 3D 
2SC6125   20 4 8 1000 2500 180 390 2 0.5 0.2 1.6 53 4L 
2SC5714   20 4 7 1000 2500 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 2E 
2SC5810   50 1 2 1000 2000 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 3C 
2SC6126   50 3 6 1000 2500 250 400 2 0.3 0.18 1.0 33 4M 
2SC5712   50 3 5 1000 2500 400 1000 2 0.3 0.14 1 20 2A 
2SC6124   

NPN single 

80 2 4 1000 2500 100 200 2 0.5 0.5 1.0 100 4J 

 
 
 
 
 

PW-Mini 
 

SC-62 
SOP-89 
相当 

TPC6501   10 2 3.5 800 1600 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 12 H2A 
TPC6502   50 3 5 800 1600 400 1000 2 0.3 0.14 1 20 H2B 
TPC6503   20 1.5 2.5 800 1600 400 1000 2 0.15 0.12 0.5 10 H2C 
S3F61  ++ 10 4 6 800 1600 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 ⎯ 
S3F62  ++ 20 4 6 800 1600 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 ⎯ 
TPC6504  * 

NPN single 

50 1 2 800 1600 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 H2D 
TPC6601   −50 −2 −3.5 800 1600 200 500 −2 −0.3 −0.20 −1.0 −33 H3A 
TPC6602   −10 −2 −3.5 800 1600 200 500 −2 −0.2 −0.19 −0.6 −20 H3B 
TPC6603   −20 −3 −5 800 1600 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 H3C 
S3F56  ++ −20 −1.5 −2.5 800 1600 200 500 −2 −0.15 −0.14 −0.5 −17 ⎯ 
TPC6604  * 

PNP single 

−50 −1 −2 800 1600 200 500 −2 −0.1 −0.18 −0.3 −10 H3D 
TPC6701   NPN/dual 50 1 2 660 (注 2) ⎯ 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 H4A 
TPC6901A   ±50 −0.7/1.0 ±5 400 500 200/400 500/1000 ±2 ±0.1 −0.23/0.17 ±0.3 −10/6 H6B 
TPC6902   PNP + NPN 

±30 ±1.7/2 ±8 700 1000 200 500 ±2 ±0.2 −0.2/0.14 ±0.6 ±20 H6C 

VS-6 
(TSOP-6 相当)

注 1: FR4 基板 (Cu 面積 645 mm2、ガラスエポキシ、t = 1.6 mm) 実装時 *: 新製品 
注 2: 2 素子通電時の全損失 ++: 計画中 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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絶対最大定格 hFE VCE (sat) (V) 
   品  番 構成 

VCEO (V) IC (A) ICP (A) Pc (mW) 
(注 1) 

Pc (mW) (注 1)

t = 10 s Min Max 
VCE (V) IC (A)

Max 
IC (A) IB (mA) 

現品表示 パッケージ

2SA2097   −50 −5 −10 20 (注 3) ⎯ 200 500 −2 −0.5 −0.27 −1.6 −53 A2097 
2SA1241   −50 −2 −3 10 (注 3) ⎯ 70 240 −2 −0.5 −0.5 −1 −50 A1241 
2SA1244   

PNP single 
−50 −5 −8 20 (注 3) ⎯ 70 240 −1 −1 −0.4 −3 −150 A1244 

2SC6076   80 3 5 10 (注 3) ⎯ 180 450 2 0.5 0.5 1 100 C6076 
2SC5886   50 5 10 20 (注 3) ⎯ 400 1000 2 0.5 0.22 1.6 32 C5886 
2SC5886A   50 5 10 20 (注 3) ⎯ 400 1000 2 0.5 0.22 1.6 32 C5886A 
2SC3076   50 2 3 10 (注 3) ⎯ 70 240 2 0.5 0.5 1 50 C3076 
2SC3474   80 2 3 20 (注 3) ⎯ 500 ⎯ 1 0.4 0.5 0.3 1 C3474 
2SC6052   20 5 7 10 (注 3) ⎯ 180 390 2 0.5 0.2 1.6 53 C6052 
2SC3074   50 5 8 20 (注 3) ⎯ 70 240 1 1 0.4 3 150 C3074 
S3H32  ++ 50 5 7 20 (注 3) ⎯ 200 500 2 0.5 0.2 1.6 53  
2SC3303   80 5 8 20 (注 3) ⎯ 70 240 1 1 0.4 3 150 C3303 
2SC6000   

NPN single 

50 7 10 20 (注 3) ⎯ 250 400 2 2.5 0.18 2.5 83 C6000 

PW-Mold 
SC-63 

TPCP8501   100 2 4 1300 3300 100 300 2 0.3 0.2 1 33 8501 
TPCP8507   120 1 2 1250 3000 120 300 2 0.1 0.14 0.3 10 8507 
TPCP8505   50 3 5 1250 3000 400 1000 2 0.3 0.14 1 20 8505 
TPCP8504   

NPN single 

10 2 3.5 1200 2800 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 12 8504 
TPCP8601   −20 −4 −7 1300 3300 200 500 −2 −0.6 −0.19 −2 −67 8601 
TPCP8603   −120 −1 −2 1250 3000 120 300 −2 −0.1 −0.2 −0.3 −10 8603 
TPCP8602   

PNP single 
−50 −2.5 −4 1250 3000 200 500 −2 −0.3 −0.2 −1 −33 8602 

TPCP8701   NPN/dual 50 3 5 940 1770 400 1000 2 0.3 0.14 1 20 8701 
TPCP8H01 (注 2)  50 5 7 1000 2000 250 400 2 0.5 0.13 1.6 53 8H01 
TPCP8H02 (注 2)  

NPN + 
S-MOS 30 3 5 1000 2000 250 400 2 0.3 0.14 1 33 8H02 

TPCP8F01 (注 2)  PNP + 
S-MOS 

−20 −3 −5 1000 ⎯ 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 8F01 

TPCP8901   ±50 −0.8/1.0 ±5 830 1480 200/400 500/1000 ±2 ±0.1 −0.2/0.17 ±0.3 −10/6 8901 
TPCP8902  * 

PNP + NPN 
±30 ±2 ±8 890 1670 200 500 ±2 ±0.2 −0.2/0.14 ±0.6 ±20 8902 

TPCP8L01 (注 4)  
NPN ダー 
リントン 
+ HED 

120 0.9 2 900 ⎯ 2000 9000 2 1 1.5 1 1 8L01 

TPCP8G01 (注 5) * PNP + Pch −20 −3 −5 940 1770 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 8G01 

PS-8 

注 1: FR4 基板 (Cu 面積 645 mm2、ガラスエポキシ、t = 1.6 mm) 実装時 *: 新製品 
注 2: N-ch S-MOS 内蔵、VDSS = 20 V、ID = 0.1 A、RON = 3 Ω Max ++: 計画中 
注 3: Tc = 25°C 
注 4: HED 内蔵 VRRM = 200 V, IF(AV) = 1 A 
注 5: Pch MOS VDSS = −20 V, ID = −2 A, RON = 130 mΩ Max 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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(パワーモールドトランジスタ (SC-63/64) ) 

絶対最大定格 (Ta = 25°C)   
VCEO IC PC PC 相当品 備   考 品 番 用     途 
(V) (A) (W) (W) 

コンプリ 
メンタリ 

  
 2SA1225  −160 −1.5 1.0 15 2SC2983 ⎯  
 2SC2983  

ドライバ段電力増幅 
160 1.5 1.0 15 2SA1225 ⎯  

 2SA1241  −50 −2.0 1.0 10 2SC3076 2SA1892  
 2SC3076  電力増幅 

50 2.0 1.0 10 2SA1241 2SC5029  
 2SA1242  −20 −5.0 1.0 10 2SC3072 ( ) 2SA1893  
 2SC3072  20 5.0 1.0 10 2SA1242 ( ) 2SC3420  
 2SC4684  

ストロボフラッシユ/電力増幅 
20 5.0 1.0 10 ⎯ 2SC5030 High β 

 2SA1244  −50 −5.0 1.0 20 2SC3074 2SA1905  
 2SC3074  50 5.0 1.0 20 2SA1244 2SC5076  
 2SA2097  −50 −5.0 1.0 20 ⎯ ⎯ High β 
 2SC5886  50 5.0 1.0 20 ⎯ ⎯ High β 
 2SC5886A  

大電流スイッチング 

50 5 1.0 20 ⎯ ⎯ High β, VCBO = 120 V 
 2SB905  −150 −1.5 1.0 10 2SD1220 2SA1408  
 2SD1220  TV 垂直偏向出力/TV 音声出力(B)級 

150 1.5 1.0 10 2SB905 2SC3621  
 2SB906  −60 −3.0 1.0 20 2SD1221 2SB834  
 2SD1221  60 3.0 1.0 20 2SB906 2SD880  
 TTB002 * −60 −3.0 1.0 25 ⎯ ⎯  
 TTA003  

低周波電力増幅 

−80 −3.0 ⎯ 10 ⎯ ⎯  
 2SB907  −40 −3.0 1.0 15 2SD1222 ⎯ Darlington type 
 2SD1222  40 3.0 1.0 15 2SB907 ⎯ Darlington type 
 2SC6076  

スイッチング/電力増幅 
80 3 ⎯ 10 ⎯ ⎯  

 2SB908  −80 −4.0 1.0 15 2SD1223 ⎯ Darlington type 
 2SD1223  スイッチング/電力増幅 

80 4.0 1.0 15 2SB908 ⎯ Darlington type 
 2SD1224  電力増幅 30 1.5 1.0 10 ⎯ 2SD2481 Darlington type 
 2SD1160  モータコントロール 50 (VCBO) 2.0 1.0 10 ⎯ ⎯  
 2SC3474  スイッチング/ソレノイドドライブ 80 2.0 1.0 20 ⎯ ⎯  
 2SC3303  スイッチング 80 5.0 1.0 20 ⎯ 2SC3258  
 2SA1923  −400 −0.5 1.0 10 ⎯ 2SA1925  
 2SA2034  −400 −2 1.0 15 ⎯ ⎯  
 2SA2184  −550 −1 ⎯ 10 ⎯ ⎯  
 2SA2142  −600 −0.5 ⎯ 15 ⎯ ⎯  
 2SC3075  400 0.8 1.0 10 ⎯ 2SC5208  
 2SC5458  400 0.8 1.0 10 ⎯ ⎯  
 2SC5548  370 2 1.0 15 ⎯ ⎯  
 2SC5548A  400 2 1.0 15 ⎯ ⎯  
 2SC6127  800 0.05 1.0 10 ⎯ ⎯  
 2SC3405  800 0.8 1.0 20 ⎯ ⎯  
 2SC5465  800 0.8 1.0 20 ⎯ ⎯  
 2SC6142 * 375 1.5 1.1 ⎯ ⎯ ⎯  
 TTC003 * 

高電圧スイッチング 

400 3 1.1 ⎯ ⎯ ⎯  
: TC = 25°C *: 新製品 

: hFE 分類異なる  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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(パワーミニトランジスタ (SC-62) ) 

絶対最大定格    電 気 的 特 性   
Pc Pc Pc VCEO IC  hFE    VCE (sat)  fT  品 番 
(W) (W) (W) (V) (A)   VCE IC (V) IC IB (MHz) VCE IC

現品表示 TO-92MOD 相当品

(TO-92) 

NPN PNP  (注 1) (注 2)   Min Max (V) (mA) Max (mA) (mA) Typ. (V) (mA) NPN PNP NPN PNP 

備考・用途 

2SC2881  2SA1201  0.5 1.0 ⎯ 120 0.8 80 240 5 100 1.0 500 50 120 5 100 C□ D□ 2SC2235 2SA965 オーディオ用 
2SC2882  2SA1202  0.5 1.0 ⎯ 80 0.4 70 240 2 50 0.4 200 20 120/100 10 10 E□ F□ (2SC1627) (2SA817) 低飽和電圧 
2SC2883  2SA1203  0.5 1.0 ⎯ 30 1.5 100 320 2 500 2.0 1500 30 120 2 500 G□ H□ 2SC2236 2SA966 オーディオ用 
2SC2884  2SA1204  0.5 1.0 ⎯ 30 0.8 100 320 1 100 0.5/0.7 500 20 120 5 10 P□ R□ (2SC2120) (2SA950) 低飽和電圧 
2SC3515  2SA1384  0.5 1.0 ⎯ 300 0.1 30 150 10 20 0.5 20 2 60 10 20 I□ J□ (2SC2551) (2SA1091) 低飽和電圧 
2SC3803  2SA1483  0.5 1.0 ⎯ 45 0.2 40 240 1 10 0.3 100 10 200 10 10 V□ W□ ⎯ ⎯ 低飽和電圧 

⎯  2SA1734  0.5 1.0 ⎯ 30 1.2 120 400 2 100 0.5 700 35 100 2 100 ⎯ LB ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
⎯  2SA1971  0.5 1.0 ⎯ −400 −0.5 140 400 −5 −100 −1.0 −100 −10 35 −5 −50 ⎯ AL ⎯ 2SA1972 高電圧 

2SD1784  ⎯  0.5 1.0 ⎯ 30 1.5 4000 ⎯ 2 150 1.5 1000 1 ⎯ ⎯ ⎯ XN ⎯ 2SD1140 ⎯ 
ドライバ 

(ダーリントン) 
2SC5785  ⎯  ⎯ ⎯ 1 10 2 400 1000 2 200 0.12 600 12 ⎯ ⎯ ⎯ 3E ⎯ ⎯ ⎯ 低飽和電圧 

⎯  2SA2066  ⎯ ⎯ 1 −10 −2 200 500 −2 −200 −0.19 −600 −20 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4E ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
2SC5713  ⎯  ⎯ ⎯ 1 10 4 400 1000 2 500 0.15 1600 32 ⎯ ⎯ ⎯ 2C ⎯ ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
2SC5819  ⎯  ⎯ ⎯ 1 20 1.5 400 1000 2 150 0.12 500 10 ⎯ ⎯ ⎯ 3D ⎯ ⎯ ⎯ 低飽和電圧 

⎯  2SA2069  ⎯ ⎯ 1 −20 −1.5 200 500 −2 −150 −0.14 −500 −17 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4D ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
2SC6125  ⎯  ⎯ ⎯ 1 20 4 180 390 2 500 0.20 1800 53 ⎯ ⎯ ⎯ 4L ⎯ ⎯ ⎯ 高速スイッチング

2SC5714  ⎯  ⎯ ⎯ 1 20 4 400 1000 2 500 0.15 1600 32 ⎯ ⎯ ⎯ 2E ⎯ ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
⎯  2SA2059  ⎯ ⎯ 1 −20 −3 200 500 −2 −500 −0.19 −1600 −53 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4F ⎯ ⎯ 低飽和電圧 

2SC6126  ⎯  ⎯ ⎯ 1 50 3 250 400 2 300 0.18 1000 33 ⎯ ⎯ ⎯ 4M ⎯ ⎯ ⎯ 高速スイッチング

2SC5712  ⎯  ⎯ ⎯ 1 50 3 400 1000 2 300 0.14 1000 20 ⎯ ⎯ ⎯ 2A ⎯ ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
⎯  2SA2060  ⎯ ⎯ 1 −50 −2 200 500 −2 −300 −0.20 −1000 −33 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4G ⎯ ⎯ 低飽和電圧 

2SC5810  ⎯  ⎯ ⎯ 1 50 1 400 1000 2 100 0.17 300 6 ⎯ ⎯ ⎯ 3C ⎯ ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
⎯  2SA2070  ⎯ ⎯ 1 −50 −1 200 500 −2 −100 −0.2 −300 −10 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 4C ⎯ ⎯ 低飽和電圧 

2SD2686  ⎯  ⎯ ⎯ 1 60±10 1 2000 ⎯ 2 1000 1.5 1000 1 ⎯ ⎯ ⎯ 3H ⎯ ⎯ ⎯ ダーリントン 
2SC6124  2SA2206  ⎯ ⎯ 1 80 2 100 200 2 500 0.5 1000 100 ⎯ ⎯ ⎯ 4J 4K ⎯ ⎯ 低飽和電圧 
(注) 現品表示欄の□内には、下記 hFE 分類が入ります。  

(R ランク→ R、O ランク→ O、Y ランク→ Y、A ランク→ A、B ランク→ B、C ランク→ C、D ランク→ D)  
注 1: セラミック基板実装時 (250 mm2 x 0.8 mm) 
注 2: ガラスエポキシ基板実装時 (645 mm2 x 1.6 mm) 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
(TSM トランジスタ) 

品 番  絶対最大定格   hFE  VCE (sat) (V) 
   

NPN VCEO (V) IC (A) ICP (A) Pc (mW) 
(注 1) 

Pc (mW)
(注 1) t = 10s Min Max 

VCE (V) IC (A) 
Max 

IC (A) IB (mA) 
現品表示 備考・用途

 2SA2058  −10 −1.5 −2.5 500 750 200 500 −2 −0.2 −0.19 −0.6 −20 WM 低飽和電圧 
 2SA2065  −20 −1.5 −2.5 500 750 200 500 −2 −0.15 −0.14 −0.5 −17 WK 低飽和電圧 
 2SA2061  −20 −2.5 −4 625 1000 200 500 −2 −0.5 −0.19 −1.6 −53 WE 低飽和電圧 
 S3C83 ++ −50 −1 −2 500 750 200 500 −2 −0.1 −0.18 −0.3 −10 WH 低飽和電圧 
 2SA2056  −50 −2 −3.5 625 1000 200 500 −2 −0.3 −0.20 −1.0 −33 WF 低飽和電圧 
 2SC5755  10 2 3.5 500 750 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 12 WL 低飽和電圧 
 2SC5784  20 1.5 2.5 500 750 400 1000 2 0.15 0.12 0.5 10 WJ 低飽和電圧 
 2SC5738  20 3.5 6 625 1000 400 1000 2 0.5 0.15 1.6 32 WD 低飽和電圧 

 2SC5976  30 3 5 625 1000 250 400 2 0.3 0.14 1.0 33 WW 
超高速・ 
低飽和電圧 

 2SC5906  30 4 7 800 1250 200 500 2 0.5 0.2 1.6 53 WP 
超高速・ 
低飽和電圧 

 2SC6062 * 30 5 10 800 1250 250 400 2 0.5 0.12 1.6 53 WR 
超高速・ 

超低飽和電圧

 S3C82 ++ 50 1 2 500 750 400 1000 2 0.1 0.17 0.3 6 WG 低飽和電圧 
 2SC5692  50 2.5 4 625 1000 400 1000 2 0.3 0.14 1.0 20 WB 低飽和電圧 

 2SC6033  50 2.5 5 625 1000 250 400 2 0.3 0.18 1.0 33 WX 
超高速・ 
低飽和電圧 

 2SC5703  50 4 7 800 1250 400 1000 2 0.5 0.12 1.6 32 WA 低飽和電圧 
 2SD2719  60 ± 10 0.8 3 800 1250 2000 ⎯ 2 1.0 1.5 1 1 WV ダーリントン

 2SC6061  120 1 2 625 1000 120 300 2 0.1 0.14 0.3 10 WN 低飽和電圧 
注 1: FR4 基板 (Cu 面積 645 mm2、ガラスエポキシ t = 1.6 mm) 実装時 *: 新製品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 ++: 計画中 

 

61 2010/1  SCJ0004O



 

 

高周波バイポーラ小信号トランジスタ 
高周波バイポーラトランジスタ 

絶対最大定格 (Ta = 25°C) 
VCEO IC PC Tj 品  番 パッケージ 用     途 

(V) (mA) (mW) (°C) 
現品表示 

相当品 
TO-92 

備    考 
(トランジション

周波数) 

 2SC2714 FM 帯高周波増幅用 30 20 150 125 Q□ 2SC1923 fT = 550 MHz 
 2SC2715 AM 帯周波数変換 FM 帯中間周波数増幅用 30 50 150 125 R□ 2SC380TM  
 2SC2716 AM 帯高周波増幅用 30 100 150 125 F□ 2SC941TM  
 2SC3123 VHF 帯周波数変換、高周波増幅用 20 50 150 125 HE 2SC3136 fT = 1.4 GHz 
 2SC5064 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 30 150 125 MA□ ⎯ fT = 7 GHz 
 2SC5084 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 80 150 125 MC□ ⎯ fT = 7 GHz 
 2SC5089 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 10 40 150 125 MD□ ⎯ fT = 10 GHz 
 2SC5106 VHF∼UHF 帯発振用 10 30 150 125 MF□ ⎯ fT = 6 GHz 
 2SC5109 VHF∼UHF 帯発振用 10 60 150 125 MG□ ⎯ fT = 5 GHz 
 MT3S03A VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 150 125 MR ⎯ fT = 10 GHz 
 MT3S04A VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 150 125 AE ⎯ fT = 7 GHz 
 MT3S106 

S-MINI 
 

2.
5 

2.9 

1.5
 

 

 

VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 6 80 700 (注 1) 150 R2 ⎯ fT = 13 GHz 

 2SC5087 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 80 150 125 C□ ⎯ fT = 7 GHz 

 2SC5087R VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 80 150 125 ZP ⎯ fT = 8 GHz 

 2SC5092 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 10 40 150 125 D□ ⎯ fT = 10 GHz 

 MT4S03A VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 150 125 MR ⎯ fT = 10 GHz 

 MT4S04A 

SMQ 
 

2.
9 

2.9 

1.5
 

 

 VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 150 125 AE ⎯ fT = 7 GHz 

 2SC4215 FM 帯高周波増幅用 30 20 100 125 Q□ 2SC1923 fT = 550 MHz 
 2SC4250 VHF 帯周波数変換、高周波増幅用 20 50 100 125 HE 2SC3136 fT = 1.4 GHz 
 2SC5065 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 30 100 125 MA□ ⎯ fT = 7 GHz 
 2SC5085 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 80 100 125 MC□ ⎯ fT = 7 GHz 
 2SC5090 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 10 40 100 125 MD□ ⎯ fT = 10 GHz 
 2SC5095 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 10 15 100 125 ME□ ⎯ fT = 10 GHz 
 2SC5107 VHF∼UHF 帯発振用 10 30 100 125 MF□ ⎯ fT = 6 GHz 
 2SC5110 VHF∼UHF 帯発振用 10 60 100 125 MG□ ⎯ fT = 5 GHz 
 2SC5463 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 60 100 125 MX/MY ⎯ fT = 7 GHz 
 MT3S03AU VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 100 125 MR ⎯ fT = 10 GHz 
 MT3S04AU VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 100 125 AE ⎯ fT = 7 GHz 
 MT3S16U 

USM 
 

2.1
 

2.0 

1.
25

 

 

 

UHF 帯低電圧動作、発振用、増幅用 5 60 100 125 T4 ⎯ fT = 4 GHz 
注 1: セラミック基板実装時 □は hFE 分類記号  
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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絶対最大定格 (Ta = 25°C) 
VCEO IC PC Tj 品  番 パッケージ 用     途 

(V) (mA) (mW) (°C) 
現品表示 

相当品 
TO-92 備    考 

 2SC5088  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 80 100 125 MC□ ⎯ fT = 7 GHz 

 2SC5319  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 5 20 100 125 MT ⎯ fT = 16 GHz 

 MT4S03AU  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 100 125 MR ⎯ fT = 10 GHz 

 MT4S06U  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低雑音用 5 15 60 125 AC ⎯ fT = 10 GHz 

 MT4S32U  

USQ 
 

2.1
 

2.0 

1.
25

 

 

 VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 4.5 15 67.5 125 U4 ⎯ fT = 16 GHz 
 2SC4915  FM 帯高周波増幅用 30 20 100 125 Q□ 2SC1923 fT = 550 MHz 
 2SC5066  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 30 100 125 M1/M2 ⎯ fT = 7 GHz 
 2SC5086  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 80 100 125 M5/M6 ⎯ fT = 7 GHz 
 2SC5091  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 10 40 100 125 M7/M8 ⎯ fT = 10 GHz 
 2SC5096  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 10 15 100 125 M9/MA ⎯ fT = 10 GHz 
 2SC5108  VHF∼UHF 帯発振用 10 30 100 125 MB/MC ⎯ fT = 6 GHz 
 2SC5111  VHF∼UHF 帯発振用 10 60 100 125 MD/ME ⎯ fT = 5 GHz 
 2SC5322  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 5 10 100 125 MU ⎯  
 2SC5464  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 12 60 100 125 MX/MY ⎯ fT = 7 GHz 
 MT3S03AS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 100 125 MR ⎯ fT = 10 GHz 
 MT3S04AS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 100 125 AE ⎯ fT = 7 GHz 
 MT3S06S  

SSM 
 

1.
6 

1.6 

0.8
 

 

 

VHF∼UHF 帯低電圧動作、低雑音用 5 15 60 125 AC ⎯ fT = 10 GHz 

 2SC4250FV  

VESM 
 

1.
2 

1.2 

0.
8 

 

VHF 帯周波数変換、高周波増幅用 20 50 150 (注 1) 125 HE 2SC3136 fT = 1.4 GHz 

 MT3S03AFS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 85 (注 1) 125 00 ⎯ fT = 10 GHz 
 MT3S04AFS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 85 (注 1) 125 01 ⎯ fT = 7 GHz 
 MT3S05FS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 5 40 85 (注 1) 125 02 ⎯ fT = 4.5 GHz 
 MT3S06FS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低雑音用 5 15 85 (注 1) 125 03 ⎯ fT = 10 GHz 
 MT3S07FS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低雑音用 5 25 85 (注 1) 125 04 ⎯ fT = 12 GHz 
 MT3S11FS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 6 40 85 (注 1) 125 08 ⎯ fT = 6 GHz 
 MT3S12FS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 6 40 85 (注 1) 125 09 ⎯ fT = 7 GHz 
 MT3S14FS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低雑音用 2.5 30 85 (注 1) 125 0H ⎯ fT = 11 GHz 
 MT3S16FS  UHF 帯低電圧動作、発振用、増幅用 5 60 85 (注 1) 125 0K ⎯ fT = 4 GHz 
 MT3S35FS  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 4.5 24 100 (注 1) 150 20 ⎯ fT = 20 GHz 
 MT3S36FS  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 4.5 36 100 (注 1) 150 21 ⎯ fT = 19 GHz 
 MT3S37FS  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 4.5 50 100 (注 1) 150 22 ⎯ fT = 19 GHz 
 MT3S41FS  

fSM 
 

1.
0 

0.6 

0.8
 

 

 

VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 4.5 80 100 (注 1) 150 26 ⎯ fT = 15 GHz 

 MT3S11CT  

CST3 
 0.6 

1.
0  

 

VHF∼UHF 帯低電圧動作、低位相雑音用 6 40 105 (注 1) 125 08 ⎯ fT = 6 GHz 

 MT3S15TU * VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 6 80 900 (注 2) 150 T3 ⎯ fT = 11.5 GHz 

 MT3S19TU * VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 6 80 900 (注 2) 150 T6 ⎯ fT = 11 GHz 

 MT3S20TU * 

UFM 
 

2.
1 

2.0 

1.
7  

 
VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 12 80 900 (注 2) 150 MU ⎯ fT = 7 GHz 

 MT3S19 * 

S-MINI 
 

2.
5 

2.9 

1.5
 

 

 

VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 6 80 800 (注 2) 150 T6 ⎯ fT = 12 GHz 

 MT3S20P * VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 12 80 1800 (注 2) 150 MU ⎯ fT = 7 GHz 

 MT3S21P * VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 6 80 1800 (注 2) 150 T2 ⎯ fT = 9 GHz 

 MT3S22P * 

Pw-Mini 
 

4.2
 

4.6 

2.5
 

 

 
VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 6 80 1800 (注 2) 150 T5 ⎯ fT = 8.5 GHz 

注 1: 基板実装時 □は hFE 分類記号 *: 新製品 
注 2: セラミック基板実装時 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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複合高周波バイポーラトランジスタ 

絶対最大定格 (Ta = 25°C) 
品  番 パッケージ VCEO (Q1/Q2) 

(V) 
IC (Q1/Q2) 

(mA) 
PC  
(mW) 

回路構成 
(Q1/Q2) 

fT 
(Q1/Q2) 
(GHz) 

内部接続 
(イメージ図) 現品表示 

 MT6L63FS  5/6 25/40 110 (注 1)  MT3S07FS/MT3S11FS 12/6 18 
 MT6L64FS  4.5/6 24/40 110 (注 1)  MT3S35FS/MT3S11FS 19.5/6 19 
 MT6L65FS  4.5/6 36/40 110 (注 1)  MT3S36FS/MT3S11FS 20/6 1F 
 MT6L67FS  4.5/6 36/80 110 (注 1)  MT3S36FS/MT3S106FS 20/8.5 1J 
 MT6L68FS  5/6 15/40 110 (注 1)  MT3S06FS/MT3S11FS 10/6 1K 
 MT6L71FS  5/6 25/40 105 (注 1)  MT3S07FS/MT3S11AFS 12/6 1W 
 MT6L72FS  4.5/6 36/40 105 (注 1)  MT3S36FS/MT3S11AFS 19/6 1X 
 MT6L75FS  5/6 25/80 110 (注 1)  MT3S07FS/MT3S106FS 12/8.5 52 
 MT6L76FS  5/6 15/80 110 (注 1)  MT3S06FS/MT3S106FS 10/8.5 53 
 MT6L77FS  6/6 40/80 110 (注 1)  MT3S11FS/MT3S106FS 6/8.5 54 
 MT6L78FS  

fS6 
 

1.0
 

1.0 

0.
8  

 

6/6 40/40 105 (注 1)  MT3S11FS/MT3S11AFS 6/6 55 

 MT6L77FST  

fS6T 
 

0.
9 

1.0 

0.
7 

 

6/6 40/80 140  MT3S11FS/MT3S106FS 6/8.5 

Q1 Q2

 

54 

PC: トータル定格 
注 1: 基板実装時 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
SiGe HBT 

絶対最大定格 (Ta = 25°C) 
VCEO IC PC Tj 品  番 パッケージ 用     途 

(V) (mA) (mW) (°C) 
現品表示 備 考 

 MT4S100U  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 3 15 45 150 P6 fT = 22 GHz 

 MT4S101U  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 3 10 30 150 P7 fT = 21 GHz 

 MT4S102U  UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 3 20 60 150 P8 fT = 24 GHz 

 MT4S104U  UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 3 10 30 150 P1 fT = 23 GHz 

 MT4S200U  

USQ 
 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 4 35 140 (注 1) 150 P2 fT = 30 GHz 
 MT4S100T  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 3 15 45 150 P6 fT = 23 GHz 
 MT4S101T  VHF∼UHF 帯低雑音増幅用 3 10 30 150 P7 fT = 23 GHz 
 MT4S102T  UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 3 20 60 150 P8 fT = 25 GHz 
 MT4S104T  UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 3 10 30 150 P1 fT = 25 GHz 
 MT4S200T  UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 4 35 100 150 P2 fT = 30 GHz 
 MT4S300T * UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 4 50 100 150 P3 fT = 26.5 GHz、高 ESD 耐量

 MT4S301T * 

TESQ 
 

1.
2 

1.2 

0.
9  

 
UHF∼SHF 帯低雑音増幅用 4 35 100 150 P4 fT = 27.5 GHz、高 ESD 耐量

 MT3S106FS  VHF∼UHF 帯低電圧動作、低雑音増幅用 6 80 100 (注 1) 150 41 fT = 8.5 GHz 

 MT3S107FS  

fSM 
 

1.
0 

0.6 

0.8
 

 

 
UHF∼SHF 帯低電圧動作、低雑音増幅用 4.5 20 100 (注 1) 150 42 fT = 16.5 GHz 

 MT3S111 * VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 6 100 700 (注 2) 150 R5 fT = 11.5 GHz 

 MT3S113 * 

S-MINI 
 

2.
5 

2.9 

1.5
 

 

 
VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 5.3 100 800 (注 2) 150 R7 fT = 12.5 GHz 

 MT3S111TU * 6 100 800 (注 2) 150 R5 fT = 10 GHz 

 MT3S113TU * 

UFM 
 

2.
1 

2.0 

1.
7  

 

VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 

5.3 100 900 (注 2) 150 R7 fT = 11.2 GHz 

 MT3S111P * 6 100 1000 (注 2) 150 R5 fT = 8 GHz 

 MT3S113P * 

Pw-Mini 
 

4.2
 

4.6 

2.5
 

 

 

VHF∼UHF 帯低雑音、低歪み増幅用 

5.3 100 1600 (注 2) 150 R7 fT = 7.7 GHz 

注 1: 基板実装時 *: 新製品 
注 2: セラミック基盤実装時 
• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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高周波小信号 FET 
高周波 MOSFET 

電気的特性 (Ta = 25°C) 
品  番 パッケージ 用     途 VDS 

(V) 
ID 

(mA) 
PD 

(mW) 
IDSS 
(mA) 

|Yfs| 
(mS) Typ. 

現品表示

相当品 

リード 

デバイス

 3SK291 UHF 帯高周波増幅用 12.5 30 150 0 to 0.1 26 UF ⎯ 

 3SK292 

SMQ 
 

2.9
 

2.9 

1.
5  

 

VHF∼UHF 帯高周波増幅用 12.5 30 150 0 to 0.1 23.5 UV ⎯ 

 3SK293 UHF 帯高周波増幅用 12.5 30 100 0 to 0.1 26 UF  

 3SK294 

USQ 
 

2.
1 

2.0 

1.
25

 

 

 
VHF∼UHF 帯高周波増幅用 12.5 30 100 0 to 0.1 23.5 UV  

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
 
高周波接合形 FET 

電気的特性 (Ta = 25°C) 
品  番 パッケージ 用     途 VGDO 

VGDS ◊ (V) 
IG 

(mA) 
PD 

(mW) 
IDSS 
(mA) 

|Yfs| 
(mS) Typ. 

現品表示

相当品 

リード 

デバイス

 2SK210 FM 帯高周波増幅用 −18 10 100 3.0 to 24 7 Y□ ⎯ 

 2SK211 FM 帯高周波増幅用 −18 10 150 1.0 to 10 9 K□ ⎯ 

 2SK711 

S-MINI 
 

2.5
 

2.9 

1.
5  

 AM 帯高周波増幅用 −20 ◊ 10 150 6 to 32 25 RB□ 2SK709 

 2SK1875 

USM 
 

2.1
 

2.0 

1.
25

 

 

 

AM 帯高周波増幅用 −20 ◊ 10 100 6 to 32 25 RB□ 2SK709 

• 太字製品は当社海外工場にても生産しております。 □は IDSS 分類記号  
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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高周波パワーMOSFET 
高周波パワーMOSFET 

絶対最大定格 (Tc = 25°C) Po (W) 
 条件  

品  番 パッケージ 用   途 VDSS 
(V) 

PD 
(W) 

ID 
(A) Min VDD 

(V) 
f 

(MHz) 
Pi 

(W) 
 RFM70U12D * RF-D 17 ⎯ 15 60 12.5 520 12 
 RFM08U9X * PW-X 36 20 5 7.5 9.6 520 0.5 
 2SK3075  PW-X 30 20 5 7.5 9.6 520 0.5 
 2SK3074  PW-MINI 30 3 1 0.63 9.6 520 0.02 
 RFM12U7X * PW-X 20 20 4 11.5 7.2 520 1.0 
 RFM01U7P * PW-MINI 20 3 1 1.0 7.2 520 0.1 
 2SK3476  PW-X 20 20 3 7.0 7.2 520 0.5 
 2SK3475  PW-MINI 

UHF･VHF 
業務無線用 

20 3 1 0.63 7.2 520 0.02 
RFM04U6P * PW-MINI 16 7 2 3.5 6.0 470 0.2 

 2SK4037  PW-X 
GMRS 

12 20 3 3.55 6.0 470 0.3 
 2SK2855  PW-MINI 10 0.5 1.0 1.26 6.0 849 0.2 
 2SK2854  PW-MINI 

UHF･VHF 
無線用 10 0.5 0.5 0.2 6.0 849 0.02 

 2SK3079A  PW-X 10 20 3 2.24 4.5 470 0.1 
 2SK3756  PW-MINI 7.5 3 1 1.26 4.5 470 0.1 
 2SK3078A  PW-MINI 

FRS/GMRS 
10 3 0.5 0.63 4.5 470 0.1 

 2SK3077  USQ Driver 10 0.25 0.1 0.032 4.8 915 0.001 
 RFM03U3CT * RF-CST3 GMRS 16 7 2.5 2.3 3.6 520 0.1 
 RFM00U7U * USQ Driver 20 0.25 0.1 0.1 7.2 520 0.01 
 2SK3656  PW-MINI FRS/GMRS 7.5 3 0.5 0.50 3.6 470 0.02 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 

 
 
高周波バイポーラパワートランジスタ 
 

絶対最大定格 (Tc = 25°C) Po (W) 
 条件  

品  番 パッケージ 用   途 VCBO 
(V) 

PC 
(W) 

IC 
(A) Min VCC 

(V) 
f 

(MHz) 
Pi 

(W) 

 2SC2782A 2-13C1A 

175 MHz 
船舶無線機用 
業務無線機用 

アマチュア無線機用 

36 220 20 80 12.5 175 18 

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
絶対最大定格 (Tc = 25°C) Pi (WPEP) 

 条件  
品  番 パッケージ 用   途 VCBO 

(V) 
PC 
(W) 

IC 
(A) Max VCC 

(V) 
f 

(MHz) 
Po 

(WPEP) 
 2SC2510A 2-13B1A 60 250 20 9 28 28 150 
 2SC2879A 2-13B1A 45 250 25 10 12.5 28 100 
 2SC2290A 2-13B1A 

27 to 50 MHz 
CB 

アマチュア無線機用 45 175 20 4 12.5 28 60 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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高周波パワーMOSFET 
高周波パワーMOSFET 

絶対最大定格 (Tc = 25°C) Po (W) 
 条件  

品  番 パッケージ 用   途 VDSS 
(V) 

PD 
(W) 

ID 
(A) Min VDD 

(V) 
f 

(MHz) 
Pi 

(W) 
 RFM70U12D * RF-D 17 ⎯ 15 60 12.5 520 12 
 RFM08U9X * PW-X 36 20 5 7.5 9.6 520 0.5 
 2SK3075  PW-X 30 20 5 7.5 9.6 520 0.5 
 2SK3074  PW-MINI 30 3 1 0.63 9.6 520 0.02 
 RFM12U7X * PW-X 20 20 4 11.5 7.2 520 1.0 
 RFM01U7P * PW-MINI 20 3 1 1.0 7.2 520 0.1 
 2SK3476  PW-X 20 20 3 7.0 7.2 520 0.5 
 2SK3475  PW-MINI 

UHF･VHF 
業務無線用 

20 3 1 0.63 7.2 520 0.02 
RFM04U6P * PW-MINI 16 7 2 3.5 6.0 470 0.2 

 2SK4037  PW-X 
GMRS 

12 20 3 3.55 6.0 470 0.3 
 2SK2855  PW-MINI 10 0.5 1.0 1.26 6.0 849 0.2 
 2SK2854  PW-MINI 

UHF･VHF 
無線用 10 0.5 0.5 0.2 6.0 849 0.02 

 2SK3079A  PW-X 10 20 3 2.24 4.5 470 0.1 
 2SK3756  PW-MINI 7.5 3 1 1.26 4.5 470 0.1 
 2SK3078A  PW-MINI 

FRS/GMRS 
10 3 0.5 0.63 4.5 470 0.1 

 2SK3077  USQ Driver 10 0.25 0.1 0.032 4.8 915 0.001 
 RFM03U3CT * RF-CST3 GMRS 16 7 2.5 2.3 3.6 520 0.1 
 RFM00U7U * USQ Driver 20 0.25 0.1 0.1 7.2 520 0.01 
 2SK3656  PW-MINI FRS/GMRS 7.5 3 0.5 0.50 3.6 470 0.02 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 

 
 
高周波バイポーラパワートランジスタ 
 

絶対最大定格 (Tc = 25°C) Po (W) 
 条件  

品  番 パッケージ 用   途 VCBO 
(V) 

PC 
(W) 

IC 
(A) Min VCC 

(V) 
f 

(MHz) 
Pi 

(W) 

 2SC2782A 2-13C1A 

175 MHz 
船舶無線機用 
業務無線機用 

アマチュア無線機用 

36 220 20 80 12.5 175 18 

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 

 
絶対最大定格 (Tc = 25°C) Pi (WPEP) 

 条件  
品  番 パッケージ 用   途 VCBO 

(V) 
PC 
(W) 

IC 
(A) Max VCC 

(V) 
f 

(MHz) 
Po 

(WPEP) 
 2SC2510A 2-13B1A 60 250 20 9 28 28 150 
 2SC2879A 2-13B1A 45 250 25 10 12.5 28 100 
 2SC2290A 2-13B1A 

27 to 50 MHz 
CB 

アマチュア無線機用 45 175 20 4 12.5 28 60 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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IGBT 
IGBT  (ディスクリート IGBT) 

絶対最大定格 (Ta = 25°C) 
Ic Pc 

パッケージ 
VCE(sat) 標準 

@Ta=25°C 
tf 標準 

@Ta=25°C 
品   番 用   途 特 徴 VCES 

(V) 直流

(A) 
パルス 

(A) 
Ta = 

25°C (W)
Tc = 

25°C (W) 型名 タイプ 

回路

構成

(注)  
(V) 

Ic 
(A) 

VGE 
(V) 

 
(µS) 

負荷

条件

備考 

 GT10J321  10 20 ⎯ 29 TO-220NIS 絶縁、自立 (2) 2.0 10 15 0.05 NPT デザイン

 GT15J321  15 30 ⎯ 30 TO-220NIS 絶縁、自立 (2) 1.9 15 15 0.03 NPT デザイン

 GT15J331  15 30 ⎯ 70 TO-220SM 面実装 (2) 1.75 15 15 0.10 
低 VCE (sat)、 
NPT デザイン

 GT20J321  20 40 ⎯ 45 TO-220NIS 絶縁、自立 (2) 2.0 20 15 0.04 NPT デザイン

 GT30J121  30 60 ⎯ 170 TO-3P(N) 自立 (1) 2.0 30 15 0.05 NPT デザイン

 GT30J126  30 60 ⎯ 90 TO-3P(N)IS 絶縁、自立 (1) 1.95 30 15 0.05 NPT デザイン

 GT30J324  30 60 ⎯ 170 TO-3P(N) 自立 (2) 2.0 30 15 0.05 NPT デザイン

 GT50J121  50 100 ⎯ 240 TO-3P(LH) 自立 (1) 2.0 50 15 0.05 NPT デザイン

 GT50J325  

インバータ電源 
(UPS/PFC/モータ) 

高速スイッ

チング 
600 

50 100 ⎯ 240 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.0 50 15 0.05 NPT デザイン

 GT10Q101  10 20 ⎯ 140 TO-3P(N) 自立 (1) 2.1 10 15 0.16 NPT デザイン

 GT10Q301  10 20 ⎯ 140 TO-3P(N) 自立 (2) 2.1 10 15 0.16 NPT デザイン

 GT15Q102  15 30 ⎯ 170 TO-3P(N) 自立 (1) 2.1 15 15 0.16 NPT デザイン

 GT15Q301  15 30 ⎯ 170 TO-3P(N) 自立 (2) 2.1 15 15 0.16 NPT デザイン

 GT25Q102  25 50 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (1) 2.1 25 15 0.16 NPT デザイン

 GT25Q301  

高破壊耐量 1200 

25 50 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.1 25 15 0.16 NPT デザイン

 GT5J301  5 10 ⎯ 28 TO-220NIS 絶縁、自立 (2) 2.1 5 15 0.15  
 GT5J311  5 10 ⎯ 45 TO-220SM 面実装 (2) 2.1 5 15 0.15  
 GT10J301  10 20 ⎯ 90 TO-3P(N) 自立 (2) 2.1 10 15 0.15  
 GT10J303  10 20 ⎯ 30 TO-220NIS 絶縁、自立 (2) 2.1 10 15 0.15  
 GT10J312  10 20 ⎯ 60 TO-220SM 面実装 (2) 2.1 10 15 0.15  
 GT15J301  15 30 ⎯ 35 TO-220NIS 絶縁、自立 (2) 2.1 15 15 0.15  
 GT15J311  15 30 ⎯ 70 TO-220SM 面実装 (2) 2.1 15 15 0.15  
 GT20J101  20 40 ⎯ 130 TO-3P(N) 自立 (1) 2.1 20 15 0.15  
 GT20J301  20 40 ⎯ 130 TO-3P(N) 自立 (2) 2.1 20 15 0.15  
 GT30J101  30 60 ⎯ 155 TO-3P(N) 自立 (1) 2.1 30 15 0.15  
 GT30J301  30 60 ⎯ 155 TO-3P(N) 自立 (2) 2.1 30 15 0.15  
 GT50J102  50 100 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (1) 2.1 50 15 0.15  
 GT50J301  

モータ ドライブ 
(他 UPS/PFC) 

高破壊耐量

50 100 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.1 50 15 0.15 

誘導

負荷

 
 GT30J122  力率改善 低 VCE(sat) 30 100 ⎯ 75 TO-3P(N)IS 絶縁、自立 (1) 2.1 50 15 0.25  
 GT30J322  30 60 ⎯ 75 TO-3P(N)IS 絶縁、自立 (2) 2.1 50 15 0.25  
 GT35J321  37 100 ⎯ 75 TO-3P(N)IS 絶縁、自立 (2) 1.9 50 15 0.19  

 GT40J321  40 100 ⎯ 120 TO-3P(N) 自立 (2) 2.0 40 15 0.11 
高速品、

GT50J322H の

チップ搭載 

 GT40J322  40 100 ⎯ 120 TO-3P(N) 自立 (2) 1.7 40 15 0.20 
GT50J322 の 
チップ搭載 

 GT40J323 * 40 100 ⎯ 120 TO-3P(N) 自立 (2) 2.0 40 15 0.06 第 5 世代 
 GT50J322  50 100 ⎯ 130 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.1 50 15 0.25  
 GT50J322H  50 100 ⎯ 130 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.2 50 15 0.11 高速品 
 GT50J327  50 100 ⎯ 140 TO-3P(N) 自立 (2) 1.9 50 15 0.19  

 GT50J328  50 120 ⎯ 140 TO-3P(N) 自立 (2) 2.0 50 15 0.1 
高速品、

GT60J323H の

チップ搭載 
 GT60J321  60 120 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (2) 1.55 60 15 0.30 低 VCE (sat) 
 GT60J323  60 120 ⎯ 170 TO-3P(LH) 自立 (2) 1.9 60 15 0.16  
 GT60J323H  

IH 炊飯器/ 
IH 調理器/ 
電子レンジ/ 

電磁誘導加熱機器 
AC200 V 

電流共振用

600 

60 120 ⎯ 170 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.1 60 15 0.12 

抵抗

負荷

高速品 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 
 ★: IEGT: Injection Enhanced Gate Transistor 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 標準 

コレクタ 

エミッタ 

ゲート 

(注) 

(2) FRD 内蔵 

コレクタ

エミッタ

ゲート

(3) Zener 内蔵 

コレクタ 

エミッタ 

ゲート
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IGBT  (ディスクリート IGBT) (つづき) 

絶対最大定格 (Ta = 25°C) 
Ic Pc 

パッケージ 
VCE(sat) 標準 

@Ta=25°C 
tf 標準 

@Ta=25°C 
品   番 用   途 特 徴 VCES 

(V) 直流

(A) 
パルス 

(A) 
Ta = 

25°C (W)
Tc = 

25°C (W) 型名 タイプ 

回路

構成

(注)  
(V) 

Ic 
(A) 

VGE 
(V) 

 
(µS) 

負荷

条件

備考 

 GT15M321  15 30 ⎯ 55 TO-3P(N)IS 絶縁、自立 (2) 1.8 15 15 0.20 小電力用 

 GT50M322  50 120 ⎯ 156 TO-3P(N) 自立 (2) 2.1 60 15 0.25 
GT60M303 の 
チップ搭載 

 GT60M323  60 120 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.3 60 15 0.09 高速品 
 GT60M303  60 120 ⎯ 170 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.1 60 15 0.25  
 GT60M324 * 

900 

60 120 ⎯ 254 TO-3P(N) 自立 (2) 1.7 60 15 0.11 第 6 世代 
 GT50N321  50 120 ⎯ 156 TO-3P(N) 自立 (2) 2.5 60 15 0.25  
 GT50N322A  50 120 ⎯ 156 TO-3P(N) 自立 (2) 2.2 60 15 0.1 高速品 
 GT50N324 * 50 120 ⎯ 150 TO-3P(N) 自立 (2) 1.9 60 15 0.11 第 6 世代 
 GT60N321  60 120 ⎯ 170 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.3 60 15 0.25  
 GT60N322  

IH 炊飯器/ 
IH 調理器/ 
電子レンジ/ 

電磁誘導加熱機器 
AC100 V 

1000 

57 120 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (2) 2.4 60 15 0.11 高速品 
 GT40Q321  1200 42 80 ⎯ 170 TO-3P(N) 自立 (2) 2.8 40 15 0.41 IEGT 構造 ★

 GT40T302 * 

IH 炊飯器/ 
IH 調理器/ 
電子レンジ/ 

電磁誘導加熱機器 
AC200 V 

電圧共振用

1500 40 80 ⎯ 200 TO-3P(LH) 自立 (2) 1.7 40 15 0.23 高耐圧 

 GT5G133 * デジタルスチル 
カメラ 

⎯ 130 0.83 ⎯ TSON-8 面実装 (3) 3.0 130 2.5 1.5 
ICP = 130A 
@VGE = 2.5 V 
駆動 

 GT8G132  ⎯ 150 1.1 ⎯ SOP-8 面実装 (3) 2.3 150 4.0 1.6 
ICP = 150A 
@VGE = 4.0 V 
駆動 

 GT8G133  ⎯ 150 0.6 ⎯ TSSOP-8 面実装 (3) 2.9 150 4.0 1.7 
ICP = 150A 
@VGE = 4.0 V 
駆動 

 GT8G134  ⎯ 150 0.6 ⎯ TSSOP-8 面実装 (3) 3.4 150 2.5 1.2 
ICP = 150A 
@VGE = 2.5 V 
駆動 

 GT8G136  ⎯ 150 0.6 ⎯ TSSOP-8 面実装 (3) 3.5 150 3.0 1.6 
ICP = 150A 
@VGE = 3.0 V 
駆動 

 GT10G131  

デジタルスチル 
カメラ/ 

一眼レフカメラ 

ストロボ

フラッシュ

(調光用) 
400 

⎯ 200 1.0 ⎯ SOP-8 面実装 (3) 2.3 200 4.0 1.8 
ICP = 200A 
@VGE = 4.0 V 
駆動 

 GT30F122  ⎯ 120 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.4 120 15 0.21 維持部用 
 GT30F123 * ⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.1 120 15 0.15 維持部用 
 GT30F124 * 

300 
⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.3 120 15 0.15 維持部用 

 GT30F125 * 330 ⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.9 120 15 0.15 維持部用 
 GT45F122  ⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.2 120 15 0.2 維持部用 
 GT45F123  ⎯ 200 2.0 26 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.95 120 15 0.2 回収部用 
 GT45F124  ⎯ 200 2.0 29 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.7 120 15 0.22 回収部用 
 GT45F125  ⎯ 200 2.0 29 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.45 120 15 0.4 回収部用 
 GT45F127 * 

300 
 

⎯ 200 2.0 26 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.6 120 15 0.27 回収部用 
 GT45F128 * 330 ⎯ 200 2.0 26 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.45 120 15 0.27 回収部用 
 GT45F131 * 300 ⎯ 200 2.0 160 TO-220SM 面実装 (1) 1.7 120 15 0.22 回収部用 
 GT30G122  400 ⎯ 120 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.6 120 15 0.25 維持部用 
 GT30G123 * ⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.2 120 15 0.26 維持部用 
 GT30G124 * ⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.5 120 15 0.23 維持部用 
 GT30G125 * 

430 
⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.1 120 15 0.16 維持部用 

 GT45G122  ⎯ 200 2.0 25 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.4 120 15 0.28 維持部用 
 GT45G123  ⎯ 200 2.0 26 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.1 120 15 0.23 回収部用 
 GT45G124  ⎯ 200 2.0 29 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.9 120 15 0.27 回収部用 
 GT45G125  

400 

⎯ 200 2.0 29 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.6 120 15 0.5 回収部用 
 GT45G127 * ⎯ 200 2.0 26 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.7 120 15 0.37 回収部用 
 GT45G128 * 

430 
⎯ 200 2.0 26 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 1.55 120 15 0.41 回収部用 

 GT45G131 * 400 ⎯ 200 2.0 160 TO-220SM 面実装 (1) 1.9 120 15 0.27 回収部用 

 GT30J124  

プラズマ TV 
維持/回収/
切り離し

600 ⎯ 200 2.0 26 TO-220SIS 絶縁、自立 (1) 2.4 120 15 0.25 

抵抗

負荷

維持部/ 
回収部用 

• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 *: 新製品 
 ★: IEGT: Injection Enhanced Gate Transistor 

 
 
 
 
 
 

(1) 標準 

コレクタ 

エミッタ 

ゲート 

(注) 

(2) FRD 内蔵 

コレクタ

エミッタ

ゲート

(3) Zener 内蔵 

コレクタ 

エミッタ 

ゲート
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フォトトランジスタ (光センサ用) 

電気･光学的特性 (Ta = 25°C) 

光電流 暗電流 
品  番 ランク 

品 番 パッケージ 
Min 
(µA) 

Max 
(µA) 

条件 
E (mW/cm2)

Max 
(µA) 

条件 
VCE (V) 

ピーク 
感度波長 

(nm) 

半値角 
( ° ) 

可視光 
カット 

用 途 

⎯ 100 ⎯ 
TPS601A(A,F) 100 300 
TPS601A(B,F) 200 600 

 TPS601A(F) 

TPS601A(C,F) 

TO-18 CAN、レンズ付 

400 1200 

0.1 0.2 30 800 ±10 ⎯ 

 TPS610(F) ⎯ φ5 100 ⎯ 0.1 0.1 24 800 ±8 ⎯ 
 TPS611(F) ⎯ φ5 30 ⎯ 0.1 0.1 24 900 ±8 ● 

⎯ 20 150 
TPS615(A,F) 20 50 
TPS615(B,F) 34 85 
TPS615(C,F) 60 150 

TPS615(AB,F) 20 85 

 TPS615(F) 

TPS615(BC,F) 

φ3 

34 150 

0.1 0.1 24 800 ±30 ⎯ 

⎯ 10 75 
TPS616(A,F) 10 25 
TPS616(B,F) 17 42.5 
TPS616(C,F) 30 75 

TPS616(AB,F) 10 42.5 

 TPS616(F) 

TPS616(BC,F) 

φ3 

17 75 

0.1 0.1 24 900 ±30 ● 

⎯ 27 ⎯ 
TPS622(A,F) 27 80  TPS622(F) 
TPS622(B,F) 

小型サイドビュー 

55 165 

0.1 0.1 24 870 ±15 ● 

光電 
スイッチ 

注) E: 放射照度、VCE: コレクタ・エミッタ間電圧 
• ご購入の前に、お客様が希望される当社製品の RoHS 適合情報を担当営業に必ずご確認ください。 
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東芝半導体製品総覧表　2010年1月版

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより
予告なしに変更されることがあります。 

文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に
一切変更を加えたり、削除したりしないでください。 

当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や
故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行う
ことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性
ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品
データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で
十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。

本製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）または本資料に個別に記載されている用途
に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な
財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証
もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全
関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。 

本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。 

本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。 

本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する
保証または実施権の許諾を行うものではありません。 

別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能
動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。

本製品にはGaAs（ガリウム砒素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしない
でください。 

本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないで
ください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な
手続を行ってください。 

本製品には、外国為替及び外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものがあります。 

本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有･使用
を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより
生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。 

上記に加えて、以下は開発ツールのみに適用されます。 

当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、本製品は誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により
生命・身体・財産が侵害されることのないようにご使用ください。本製品をご使用頂く場合は、本製品に関する最新の情報（本資料、取扱説明書、仕様書、
データシートなど）をご確認の上、これに従ってください。 

本製品は、半導体製品の機能評価に使用されることを意図しています。機能評価以外の目的（温度・湿度特性評価、信頼性評価など）には使用しないで
ください。 

本製品をお客様の製品に組み込まないでください。また、本製品を販売、譲渡、貸与等しないでください。 

2010

http://www.semicon.toshiba.co.jp/
最新のデータシートやカタログを下記ホームページでも公開しています。

【お問い合わせ先】

新潟電子デバイス営業担当 
首 都圏半導体特約営業部
長野電子デバイス営業部
北陸電子デバイス営業部
　 電 子デバイス福 井 担 当
中部電子デバイス営業部
関 西 半 導 体 特 約 営 業 部
中国電子デバイス営業部 
九州電子デバイス営業担当

(025)246-8250
(03)3257-5666
(0263)35-6642
(076)224-2900
(0776)24-4739
(052)564-8721
(06)6440-2211
(082)212-3671
(092)735-3005

2009/11/01

東
芝
半
導
体
製
品
総
覧
表
2
0
1
0
年
 （
1
月
版
）

71 2010/1  SCJ0004O


	東芝半導体製品総覧表2010年1月版　トランジスタ
	バイポーラ小信号トランジスタ
	汎用トランジスタ (リードデバイス)
	汎用トランジスタ シングルタイプ
	複合汎用トランジスタ
	抵抗内蔵型トランジスタ (BRT) (汎用タイプ シングル品 一覧表)
	(ハイカレントタイプ/ミューティングスイッチタイプ シングル品 一覧表)

	複合抵抗内蔵型トランジスタ (BRT) (汎用タイプ デュアル品 (5 ピン) )
	(汎用タイプ デュアル品 (6 ピン) )


	接合形FET
	接合形FET (リードデバイス (J-FETs) )
	(面実装デバイス (J-FETs) )
	(面実装デバイス (J-FETs) ) (コンデンサマイク用FET)

	複合接合形FET (面実装デバイス (J-FETs) )

	異種混載複合デバイス
	異種混載複合デバイス (5 端子パッケージ (UFV, SMV), 6 端子パッケージ (ES6, US6, SM6) ラインアップ)

	MOSFET
	小信号MOSFET (シングルタイプ)
	小信号MOSFET （デュアルタイプ）
	VDSS≦60 V  (パワーMOSFET) (Nch MOSFET)
	60 V＜VDSS≦250 V  (パワーMOSFET) (Nch MOSFET)
	250 V＜VDSS≦700 V  (パワーMOSFET) (Nch MOSFET)
	700 V＜VDSS (パワーMOSFET) (Nch MOSFET)
	VDSS≦60 V  (パワーMOSFET) (Pch MOSFET)
	VDSS≦60 V  (パワーMOSFET) (Nch,Pch コンプリ)
	（Load SW）
	（MOSFET+BipTr混在品）
	（MOSFET+SBD混在品）
	（MOSFET+スイッチングダイオード混在品）
	（MOSFET+ツェナーダイオード混在品）


	バイポーラパワートランジスタ
	高速スイッチング用パワートランジスタ (2SA/2SC/TTA/TTC シリーズ)
	低周波用パワートランジスタ (2SB/2SD/TTB/TTD シリーズ)
	パワーアンプ用トランジスタ (ドライバ段)
	(出力段)

	MOS ゲートドライバ/小型モータドライバ用トランジスタ (2-in-1 トランジスタ)
	(1-in-1 トランジスタ)

	スイッチング電源用トランジスタ (AC-DC コンバータ用)
	高圧電源用トランジスタ (DC-DC コンバータ用)
	（ドロッパ用）
	（高耐圧トランジスタ部）

	低飽和電圧トランジスタ (携帯機器用小型面実装パッケージ)
	(パワーモールドトランジスタ (SC-63/64) )
	(パワーミニトランジスタ (SC-62) )
	(TSM トランジスタ)

	高周波バイポーラ小信号トランジスタ
	高周波バイポーラトランジスタ
	複合高周波バイポーラトランジスタ
	SiGe HBT

	高周波小信号FET
	高周波MOSFET
	高周波接合形FET

	高周波パワーMOSFET
	高周波パワーMOSFET

	高周波バイポーラパワートランジスタ
	IGBT
	IGBT (ディスクリートIGBT)

	フォトトランジスタ (光センサ用)

	製品取り扱い上のお願い



